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ПРЕДИСЛОВИЕ

Бурное развитие науки в наше время делает все

более существенными вопросы хранения и обобщения
информации. За годы Советской власти в Эстонской
ССР существенно развернулись научные исследования

по физике. Настоящий сборник ставит перед собой за-

дачу кратко охарактеризовать развитие физики в ЭССР
за послевоенное время, с 1945 по 1966 год включи-

тельно. Главное внимание обращено на библиографию
научных статей и трудов, опубликованных за указанный
период научными сотрудниками Института физики и

астрономии АН ЭССР, преподавателями Тартуского го-

сударственного университета и Таллинского политехни-

ческого института. В библиографию не включены статьи,

опубликованные в газетах и научно-популярных изда-

ниях, носящие обзорный или явно популярный харак-

тер, рецензии, обзоры конференций и т. д., а также ав-

торефераты диссертаций и тезисы докладов.

Статьи, написанные ведущими физиками республики,
рассказывают в сжатой форме о работе и важнейших

достижениях руководимых ими научных коллективов.

Очевидно, сборник не свободен от недостатков и

имеются пробелы в отражаемом материале. Его следует
рассматривать лишь как предварительную попытку

собрать и систематизировать материал о работе эстон-

ских физиков для более солидного издания. Все крити-
ческие замечания и дополнения будут приняты с благо-

дарностью.
Работа по составлению сборника была проведена

П. Мюрсеппом и X. Ыйглане. Библиография составлена

.4. Лыхмус и Э. Хансен.

Редколлегия
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О развитии физики в Советской Эстонии

X. X. Ыйглане

Колыбелью физико-математических наук, в том

числе и физики, в Эстонии является Тартуский универ-
ситет. В этом научном центре мирового значения рабо-
тали в XIX столетии и начале XX столетия такие из-

вестные физики, как Ф. Паррот, Б. Якоби, Ф. Кемц,
А. Эттинген, А. Садовский, Б. Голицын. Этот период
в работе Тартуского университета кончается событиями

1917 —1919 годов.

В буржуазной Эстонии возможности для развития

физики были ограничены; скромными были и требова-
ния, предъявляемые ученым. Отсутствовали возможно-

сти для использования в широких масштабах молодых

физиков. Число научных работников росло очень мед-

ленно. Однако вопреки трудностям продолжало рабо-
тать поколение ученых, из рядов которого впоследствии

вышли наставники эстонских советских научных кадров.
Восстановление Советской власти в Эстонии в 1940 г.

открыло перед эстонскими физиками широкие перспек-
тивы. Реализовать их, однако, не удалось. Немецко-

фашистская оккупация нанесла эстонской науке огром-
ный ущерб. Научные учреждения были разграблены,
здания их разрушены или повреждены. Тяжелыми были

потери в кадрах, особенно в области физики.
После освобождения Советской Эстонии всю физику

в республике пришлось строить почти на пустом месте.

Но энтузиазм местных молодых научных кадров и зна-

чительная помощь братских республик привели к очень
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быстрому развитию этой научной дисциплины. Астро-
номы А. Киппер и X. Керес переквалифицировались на

теоретическую физику. Благодаря их усилиям теорети-

ческая физика в Тарту в послевоенные годы стала одной
из ведущих отраслей физики. Только теперь, впервые
в истории Тартуского университета, здесь стали читать-

ся такие курсы современной теоретической физики, как

квантовая теория и теория относительности.

В срочном порядке восстанавливалась и пополня-

лась материально-техническая база физики. Росло число

лабораторий Тартуского государственного университета
и Таллинского политехнического института. В 1946 г.

была создана Академия наук Эстонской ССР и в со-

ставе ее Институт физики, математики и механики (в
1952 г. реорганизован в Институт физики и астроно-
мии). Ряды физиков и математиков стали быстро попол-

няться выпускниками университета.

Проблемы физики изучаются в Эстонии главным об-

разом в Тартуском государственном университете и в

Институте физики и астрономии АН ЭССР. Над отдель-

ными проблемами работают также в Таллинском поли-

техническом институте и в Институте кибернетики АН
ЭССР. Исследовательским центром по технической фи
зике в республике стал Институт термофизики и элек-

трофизики АН ЭССР, работа которого, однако, в на-

стоящем сборнике не отражена.
После войны в Тартуском университете были учреж-

дены две кафедры физического профиля: кафедра об-

щей физики и кафедра теоретической физики. В 1958 го-

ду была организована кафедра экспериментально?! фи-
зики.

Центральными исследовательскими проблемами ка-

федры общей физики (зав. кафедрой К. Куду) являются

аэроионизация и методика преподавания физики. Соз-

данные Я. Рейнетом аэроионизаторы, счетчики ионов и

медицинские приборы получили всеобщее признание.
В 1964 г. при кафедре была открыта проблемная лабо

ратория аэроионизации и электроаэрозолей.
Из работ кафедры теоретической физики получили

широкую известность исследования заведующего кафед-
рой д-ра физ.-мат. наук П. Карда по теории многослой-

ных оптических покрытий. И. Пийр добился интерес-
ных результатов, касающихся движения светового луча
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в гравитационном поле, учитывая взаимодействие фото
нов с гравитонами.

На кафедре экспериментальной физики (зав. кафед-
рой К.-С. Ребане) главное внимание уделяется исследо-

ванию структуры и оптических свойств некоторых лю-

минеецнрующих веществ и проблеме фотодиэлектриков.
С 1960 года при кафедре работает проблемная лабора-
тория электролюминесценции и полупроводников.

Исследовательским центром по физике в республике
стал Институт физики и астрономии (директор акад.

АН ЭССР А. Киппер). В институте ведется работа в

двух основных направлениях: по фундаментальным про-
блемам физики и по физике твердого тела. Направление
фундаментальных исследований в области теоретиче-
ской физики, заложенное работами профессоров А. Кип-
пера и X. Кереса, является для Тарту традиционным.
Начало экспериментальным исследованиям по физике
положило создание лаборатории люминесценции в

1952 г., которую возглавил акад. АН ЭССР Ф. Клемент.
Им в Тарту были начаты исследования в области лю-

минесценции твердых тел, которые привели к важным

результатам в изучении микроструктуры тонких слоев

твердых тел и природы центров свечения в кристаллах.
Впоследствии отсюда развился широкий фронт иссле-

дований физики твердого тела в Тарту, включая и тео-

ретические исследования. В настоящее время в Инсти-

туте работают четыре физических сектора:
1. Сектор физики ионных кристаллов, который был

создан в молодой Академии наук ЭССР как сектор
физики, а затем преобразован в сектор эксперименталь-
ной физики. Заведующий сектором — чл-жорр. АН
ЭССР Ч. Лущик.

2. Сектор теоретической физики (создан в 1960 г.).
Заведующий сектором — акад. АН ЭССР X. Керес.

3. Сектор физики полупроводников (создан в

1961 г.). Заведующий сектором — Я. Кире.
4. Сектор низких температур (создан в 1966 г.)

вместе с криогенной станцией. Заведующий сектором —

Г. Лийдья.
Из фундаментальных проблем теоретической физики

в Институте физики и астрономии исследуются вопросы
общей теории относительности, а также систематики и

взаимодействия элементарных частиц.
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Наше понимание гравитационных явлений значитель-

но углубилось благодаря работам X. Кереса по общей
теории относительности. Интересна его гипотеза о том,
что в природе, кроме известного гравитационного поля

Ньютона, существуют, возможно, еще и вихревые гра-
витационные поля. X. Ыйглане составлена новая систе-

матика для фермионов, принимающих участие в про-

цессах слабого взаимодействия, а также усовершенство-
вана математическая аппаратура теории элементарных
частиц. М. Кыйвом решен ряд конкретных проблем, ка-

сающихся процессов с участием мю-мезонов.

Научно-исследовательская работа в области теории
твердого тела развернулась в Институте физики и астро-
номии с 1955 года под руководством академика АН

ЭССР К. Ребане. Сейчас Тарту стал общепризнанным
центром по теории спектров кристаллов. К. Ребане в

своих работах обосновал эффективный метод для опи-

сания вероятности переходов в квантовой системе (ме-
тод моментов). В связи с развитием лазерной техники

особое значение приобретает теория квазилинейчатых

спектров кристаллов. И в разработке этой теории К. Ре-
бане и его ученики добились значительных успехов. Хо-

рошие результаты были получены доктором физ.-мат.
наук Н. Кристофелем в изучении примесных центров

кристалла и их оптических свойств, а также в развитии
квантовомеханической микротеории дефектов решетки.
Дальнейшее развитие получила теория колебаний кри-
сталлов с дефектами и их проявления в различных про-
цессах.

В области физики ионных кристаллов важные ре-

зультаты были получены под руководством чл.-корр.
АН ЭССР Ч. Лущика при экспериментальном исследо-

вании электронно-колебательных процессов в примес-
ных центрах, изучении элементарных возбуждений и их

роли в оптических и электрических явлениях в ионных

кристаллах. Удалось выяснить микромеханизмы многих

электронных процессов в твердых телах. Им был зало-

жен надежный фундамент для создания новых кристал-
лических детекторов ядерных излучений. В 1963 г.

Ч. Лущик вместе со своими учениками открыл эффект
умножения фотонов в кристалле. Этот своеобразный
процесс трансформации света может найти применение
в люминесцентных лампах нового типа.
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Интересные результаты получены в области физики
полупроводников под руководством Я. Кирса при изуче-
нии оптических и электрических свойств кристаллов под

высоким давлением и фотоэлектрических явлений в кри-
сталлах сернистого кадмия.

Из исследований по физике, проводимых на кафедре
физики Таллинского политехнического института (зав.
кафедрой В. Маазик), следует отметить работы проф.
А. Альтма по остаточной намагниченности и исследова-

ния микронапряженпй в металле (Г. Мете).
В секторе физики (зав. сектором Э. Липпмаа) Ин-

ститута кибернетики проблемами являются ядерный
магнитный и электронный парамагнитный резонансы.

Здесь сконструирован и построен спектрометр с высо-

ким разрешением для исследования спектров двойного

ядерного магнитного резонанса и проведено исследова-

ние некоторых групп органических соединений и раство-
ров.

В Эстонской ССР в настоящее время работает боль-

ше 150 физиков, из них свыше 50 имеют ученую степень.

За годы Советской власти физика в республике всту-
пила в новый этап развития, характеризующийся преж-
де всего разработкой перспективного плана развития

физики в Эстонской ССР и конкретных планов созда-

ния материальной базы, обеспечивающих планируемые
исследования. В начале 1966 г. сдана в эксплуатацию
новая лаборатория физики и химии кристаллов в Ин-

ституте физики и астрономии и начато строительство
следующего лабораторного корпуса. Вецутся подгото-

вительные работы по строительству физического корпуса
Тартуского государственного университета.

Эстонские физики работают в тесном контакте и со-

трудничестве со многими лабораториями в Советском
Союзе. Всесоюзные совещания и конференции по физике
нередко проводятся в Тарту. Значительная часть иссле-

дований эстонских физиков публикуется во всесоюзных

журналах. Кроме того, в республике имеется собствен-
ное издание по физике — «Труды Института физики и

астрономии», а также физико-математическая серия
«Известий Академии наук Эстонской ССР».

За сравнительно короткий срок эстонские физики
заняли авторитетное место среди физиков Советского
Союза.
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Фундаментальные проблемы физики в Институте
физики и астрономии АН ЭССР

X. X. Ыйглане

Фундаментальные проблемы физики имеют свои, от-

личные от остальных физических проблем, особенности

и специфику. Эти особенности можно свести к трем
основным.

Во-первых, это очень тесная связь фундаментальных
проблем физики с некоторыми проблемами философии.
При истолковании результатов теоретических исследова-

ний в физике очень часто приходится исходить из бо-

лее общих философских положений. Это — с одной

стороны. С другой стороны, результаты фундаменталь-
ных исследований в физике, как правило, всегда содей-
ствуют развитию философской мысли.

Второй особенностью фундаментальных проблем фи-
зики является их кажущаяся оторванность от практики.

Результаты этих исследований не содействуют решению

отдельных технических проблем, а подготавливают но-

вую революцию в развитии производительных сил об-

щества.

Третья особенность исследований по фундаменталь-
ным проблемам физики — их поисковый характер и то-

низирующее воздействие на другие направления физики,
а также на преподавание физики в высших школах.

Последнее обстоятельство требует существования хотя

бы небольших исследовательских групп по фундамен-
тальным проблемам физики во всех центрах физических
исследований, в том числе и во всех республиках Со-
ветского Союза.



В Институте физики и астрономии Академии наук
Эстонской ССР фундаментальные проблемы физики ис-

следуются в секторе теоретической физики, созданном

в Институте в 1960 г. Сектор работает под руковод-
ством академика АН ЭССР X. Кереса. До создания

сектора отдельными проблемами теоретической физики
занималось несколько сотрудников в других секторах
Института. Работа физиков-теоретиков по фундамен-
тальным проблемам ведется в тесном сотрудничестве с

теоретиками Тартуского государственного университета
В настоящее время в Институте исследуются проблемы
релятивистской теории тяготения (общей теории отно-

сительности), а также систематики и взаимодействия

элементарных частиц. С известной долей условности эти

проблемы могут быть сведены в одну: «Теоретическое
исследование взаимодействий материи и необходимой

для этого математической аппаратуры».
В развитии общей теории относительности X. Кересом

разрабатывались 3 связанные между собой проблемы:
1) предпочтительное и центральное значение систем

отсчета, определенных с помощью свободно падающих

частиц;
2) взаимоотношение между инерцией и гравитацией;
3) связь между ньютоновской и эйнштейновской тео-

риями гравитации.
Основные результаты этих работ сводятся к следую-

щему.

Введен новый «метод свободно падающих частиц»

для исследования гравитационных полей. Метод приме-
ним в равной мере в теории Ньютона и в теории Эйн-
штейна. С помощью метода свободно падающих частиц

в ньютоновской теории тяготения определены обобщен-
ные инерциальные системы, динамически вполне равно-

правные между собой. Понятие обобщенной инерциаль-
ной системы переносится в общую теорию относитель-

ности.

Далее, на основе соответствия обобщенных инерци-
альных систем установлено соотношение соответствия

между ньютоновской и эйнштейновской теориями в це-

лом: при с->оо релятивистские величины и формулы,
записанные в обобщенной инерциальной системе, пере-
ходят в соответствующие им величины и формулы нью-

тоновской теории тяготения.

и
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X. Кересом показано еще, что некоторые релятивист-
ские гравитационные поля не имеют соответствующих
им гравитационных полей в ньютоновской теории. В та-

ком поле, рассмотренном в нерелятивистском прибли-
жении, существуют гравитационные вихри (вихревые
гравитационные поля). Ньютоновская теория тяготения

характеризуется как теория безвихревых гравитацион-
ных полей. В безвихревом гравитационном поле опре-
деление инерциальных систем отсчета в смысле ньюто-

новской механики требует учета граничных условий на

бесконечности. Эти системы отсчета, вообще говоря, не

относятся к обобщенным инерциальным системам, опре-

деленным движением свободных материальных частиц.

В вихревом гравитационном поле также можно опреде-
лить с помощью граничных условий на бесконечности

множество привилегированных систем отсчета, но они

здесь не имеют природы инерциальных систем ньюто-

новской механики.

В. Унтом были изучены централыюсимметрические
гравитационные поля, в том числе сингулярность Шварц-
шильда и математические следствия, к которым приво-

дит строгое применение условий Лишнеровица. Были

изучены вопросы теории гравитационных волн. Найдено

волновое решение уравнений Эйнштейна во втором при-
ближении, которое имеет «разумное» асимптотическое

поведение. Решение содержит положительную величину
4М. которую можно интерпретировать как массу, уно-

симую гравитационными волнами.

Рабочая группа общей теории относительности под-

держивает тесную связь с Институтом философии АН
УССР в Киеве. На всесоюзных симпозиумах в Киеве
(в 1964 и 1966 гг.) были доложены и затем опублико-
ваны доклады, посвященные проблемам принципа экви-

валентности и принципа всеобщей относительности ме-

ханического движения.

В области теории элементарных частиц в секторе
теоретической физики разрабатывались два основных

направления:

1) применение теории групп в теории элементарных

частиц (X. Ыйглане, А. Айнсаар, Г. Кутузова, Я. Лых-

мус, И. Отс);
2) мю-мезонные и нейтринные процессы (М. Кыйв,

Л. Пальги, Э. Весман).
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Центральной проблемой исследований по первой те-

матике является разработка зависящей от взаимодей-
ствия систематики элементарных частиц. Оказывается,
что должно быть, по крайней мере, три систематики:

систематика сильного взаимодействия, систематика

электромагнитного взаимодействия и систематика сла-

бого взаимодействия. При этом необходимо выполнить

следующее условие: процессы данного взаимодействия
всегда можно описывать с помощью сохраняющихся
квантовых чисел систематики этого взаимодействия.
Наглядно можно говорить, что включение взаимодей-
ствия приведет систематику этого же взаимодействия к

диагональному виду. Если мы описываем процессы
данного взаимодействия с помощью квантовых чисел

чужой систематики, то появляются квантовые числа,

не сохраняющиеся по определенным правилам. Если си-

стематика одного взаимодействия приведена в диаго-
нальном виде, то систематики остальных взаимодей-
ствий недиагональны. Систематики отдельных взаимо-

действий являются типичными для микромира явления-

ми, которые подчиняются своеобразному принципу не-

определенности.
Из конкретных систематик разработана систематика

четырехфермионного слабого взаимодействия. Оказа-

лось, что в процессах слабого взаимодействия октет

основных барионов похож на октет лептонов-антилеп-

тонов. Аналогию Маршака можно было обобщить в

случае восьми частиц. По этой тематике разработан
также метод исследования лагранжианов четырехча-
стичных взаимодействий с помощью группы Паули—

Фирца. Получены лагранжианы четырехфермионных и

четырехбозонных взаимодействий, которые являются

«собственными состояниями» операторов этой группы.
С целью развития математических методов, приме-

няемых в теории элементарных частиц, определены и

изучены обобщенные представления групп. Применение
этих представлений открывает новые возможности в

теории. Можно, например, получить все характеристики
элементарной частицы с помощью групп преобразова-
ний пространства и времени, без применения гопотети-

ческих изотопических пространств. Спин частицы опре-

деляется в таком случае с помощью обыкновенных

представлений неоднородной группы Лоренца, простран-
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ственную и временную четности получим с помощью

обыкновенных представлений группы отражений про-

странства и времени, а изоспин — с помощью обобщен-
ных представлений этой же группы. Как матрицы Ди-
рака, так и матрицы Кеммера —Дэффина могут быть

получены с помощью представлений различных типов

одной и той же группы. Показано еще, что группа мо-

жет иметь даже неассоциативные обобщенные представ-
ления.

Конкретные результаты достигнуты в исследовании

структуры алгебры Кеммера —Дэффина и теории бозо-
нов. Получены правила определения лагранжиана в

теории Клейна —Гордона, если известен лагранжиан в

теории Кеммера —Дэффина. Установлены условия пере-
хода из одной теории в другую (М. Кыйв, А. Айнсаар).

По тематике мю-мезонных и нейтринных процессов
получено общее выражение с учетом конверсии поляри-
зационной матрицы плотности для неполяризованных

ядер со спином. Рассмотрен также случай внешнего

магнитного поля. В рамках общей теории поляризаци-
онной матрицы плотности найдены новые методы пара-

метризации матрицы. Далее, получено общее выражение
для коэффициента асимметрии ядра отдачи в ядрах со

спином при наличии конверсии и без нее. Найдено об-

щее выражение углового распределения лептона в про-

цессе V-ф-2->2'4" 1, применимое в случае легких ядер,
когда энергия нейтрино находится в таких пределах, что

возбуждаются низшие энергетические состояния ядер
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Теория твердого тела

К. К. Ребане

Исследования в области теории твердого тела были

задуманы как составная часть комплекса работ по фи-
зике твердого тела, проводимых в Институте физики и

астрономии и в Тартуском государственном универси-
тете.

Начало исследованиям по теории твердого тела было

положено в 1955 г., когда академиком АН ЭССР
Ф. Д. Клементом был приглашен на работу в Тарту
автор этих строк, только что окончивший аспирантуру

при кафедре теоретической физики Ленинградского го-

сударственного университета (ЛГУ), и направлен в

аспирантуру по теории твердого тела выпускник Тарту-
ского университета Н. Кристофель (ныне доктор физ.-
мат. наук, ст. научный сотрудник). В аспирантуре его

руководителем была М. И. Петрашень — профессор той

же кафедры. Плодотворные научные связи с физиками-
теоретиками ЛГУ, в особенности с сотрудниками ка-

федры квантовой механики, руководимой профессором
М. Веселовым, сохранились и в настоящее время.

Рост числа теоретиков твердого тела шел медленно,
но планомерно, при строгом соблюдении принципа тща-

тельного отбора наиболее способной молодежи. Реали-

зация этого принципа стала возможной благодаря уча-
стию К. Ребане и Н. Кристофеля, а также других физи-
ков-теоретиков Института физики и астрономии АН
ЭССР в преподавательской работе физического отделе-

ния Тартуского государственного университета. Так, уже
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в студенческие годы начали вести посильную научную
работу в Институте О. Сильд, В. Хижняков, Г. Завт

и А. Пурга (ныне кандидаты физ.-мат. наук).
До осени 1960 г. исследования велись в лаборатории

люминесценции. Затем в связи с ростом числа сотруд-
ников (до четырех) была организована рабочая группа
по теории твердого тела в составе сектора теоретиче-
ской физики и математики.

В настоящее время группа состоит из семи научных

сотрудников, шести аспирантов (из них три из других
республик СССР) и одного лаборанта.

Результаты исследования нашли свое отражение в

180 научных статьях.

Разрабатывался в основном круг следующих вопро-
сов:

1) теория эффекта Мёссбауэра и его оптических ана-

логов;

2) теория центра люминесценции;

3) динамика кристаллической решетки с дефектами,
проявление колебаний решетки в физических процессах;

4) теория вторичного свечения и нелинейных оптиче-

ских явлений в примесном кристалле;

5) теория квантовых интерференционных явлений в

электронно-колебательной системе;

6) развитие методов описания вероятностей перехо-
дов в квантовой системе.

1. Эффект Мёссбауэра и его оптические аналоги

|«Г..
Эффект Мёссбауэра — любопытное и весьма важное

для ядерной физики и физики твердого тела явление,

открытое совсем недавно (1958 г.). Он заключается в

возникновении чрезвычайно узких резонансных линий

(бесфононных линий) в спектре гамма-лучей радиоак-
тивного ядра, включенного в состав кристалла. Рекорд-
ная узость бесфононных линий открывает путь экспери-
ментам рекордной точности. Чрезвычайная узость линии

Мёссбауэра приводит к некоторым любопытным выво-

дам в оптике гамма-лучей. К. Ребане и В. Хижняков

указали на принципиальную возможность создания

квантового усилителя и квантового генератора гамма-

лучей, работающего на линии Мёссбауэра. В. Хижняков
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выяснил, что поляризуемость ядра и коэффициент пре-
ломления гамма-лучей при частотах, близких к резо-
нансу с линией Мёссбауэра, могут иметь неожиданно

большие значения.

К. Ребане и В. Хижняков выяснили аналогию между
эффектом Мёссбауэра и квазилинейчатыми спектрами
поглощения и люминесценции, обусловленными элек-

тронно-колебательными переходами в примесных цент-

рах кристалла. Чисто-электронная линия оказалась оп-

тическим аналогом линии Мёссбауэра, а свойства коле-

бательной структуры оптических спектров и крыла спект-

ра Мёссбауэра получились во многом одинаковыми.

В. Хижняковым был обнаружен и исследован еще

другой оптический аналог линии Мёссбауэра, который
имеет место в спектрах ионов в газовой фазе, помещен-

ных в постоянное магнитное поле. К. Ребане и О. Сильд
рассмотрели также возникновение линии Мёссбауэра и

ее оптического аналога у свободных молекул по мере
роста массы молекулы. Ими же сформулирован прин-
цип Франка—Кондона для эффекта Мёссбауэра.

Ряд важнейших свойств линии Мёссбауэра опреде-
ляется взаимодействием гамма-перехода с колебаниями

кристалла. Если эффект Мёссбауэра появляется на

ядре примесного атома, то определяющим является ло-

кальная динамика кристаллической решетки в окрест-
ности примеси. В связи с этим В. Хижняковым был вы-

полнен цикл работ, посвященный развитию теории, в

которой учитывались локальные колебания, исследова-
лись влияние энгармонизма колебаний и возможности

проявления внутренней структуры линии Мёссбауэра.

2. Теория центра люминесценции

В теории центра люминесценции важное место за-

нимает теория спектров поглощения и люминесценции.

В настоящее время существуют два подхода к этой за-

даче. Первый подход, являющийся полуэмпирическим,
«типично-спектроскопическим», заключается в построе-
нии теории контуров спектров, исходя из предположе-
ния, что адиабатические потенциалы заданы. Свойства
и параметры потенциалов подлежат определению из

экспериментальных спектров и их температурной зави-
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симости. На этом пути (который можно рассматривать
так же, как развитие квантовомеханической теории
принципа Франка—Кондона) достигнуты замечательные

успехи, позволившие объяснить все главные особенности

электронно-колебательных спектров (закон зеркальной
симметрии Левшина, контур и температурная зависи

мость спектров, в том числе бесфононных линий как

аналогов линии Мёссбауэра, температурное тушение
и т. д.). В развитие этого направления внесла свой

вклад и группа теории твердого тела. Применение ме-

тода моментов позволило продвинуться в теории сплош-

ных спектральных полос примесных центров. Например,
К. Ребане, О. Сильду и И. Техвер удалось вычислить

свойства спектров, учитывая одновременно энгармонизм

колебаний, зависимость силы осциллятора электронного

перехода от колебаний кристалла и изменение системы

нормальных координат при электронном переходе. Была

подробно проанализирована проблема зеркальной сим-

метрии спектров поглощения и люминесценции, пока-

зана необходимость учета «перепутывания» нормальных

координат в теории ширины спектральных полос и ис-

следована точность полуклассических вариантов прин-
ципа Франка—Кондона.

Активированные кристаллы, используемые в каче-

стве квантовых генераторов света, обладают спектрами
с ярко выраженной колебательной структурой (квази-
линейчатые спектры). Исходя из аналогии с эффектом
Мёссбауэра, К. Ребане и В. Хижняковым была разра-
ботана детальная теория квазилинейчатой структуры и

ее температурной зависимости. Особое внимание было

обращено на влияние локальных и псевдолокальных ко-

лебаний. Было дано объяснение квазилинейчатым спект-

рам Шпольского* как типичным спектрам — оптиче-

ским аналогам спектра Мёссбауэра, в образовании ко-

торых существенную роль играют локальные колебания.

Основное во втором подходе — квантовомеханиче-

ский расчет адиабатических потенциалов. Когда они

найдены, спектры поглощения и люминесценции могут
быть легко вычислены с помощью формул, полученных
в описанном выше первом подходе.

В развитие второго направления теории центра лю-

* Э. В. Шпольский, УФН, 71. 215, 1960; 77. 32. 1962; 80. 255,
1963.
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минесценции существенный вклад внесен работами
Н. Кристофеля. Им была разработана квантовомехани-

ческая теория расчета адиабатических потенциалов при-
месных центров малого радиуса в ионных кристаллах.
В этих расчетах учитывается детальная микроструктура
кристалла и не привлекаются какие-либо эмпирические

данные, кроме значений фундаментальных констант фи-
зики. В результате применения теории к конкретным
системам были получены спектры люминесценции, ко-

торые удовлетворительно согласуются с опытными дан-

ными. Исследовалось также влияние давления и струк-

туры основания на спектры. Колебания кристаллической
решетки около примеси учитывались на основе квази-

молекулярной модели, которая позже оказалась эффек-
тивной и в других аналогичных задачах, получив даль-

нейшее обоснование и развитие.

Упомянутая теория расчета адиабатических потен-

циалов содержит схему расчета искажений, возникаю-

щих около дефектов кристаллической решетки, и изме-

нения частот колебаний. На основе этой схемы Н. Кри-
стофель проводил расчеты для дефектов ряда основа-

ний; при этом удалось обобщить теорию на случай цент-

ров с избыточным зарядом. В дальнейшем Н. Кристо-
фель изучил взаимодействие электронов примеси с не-

полносимметричными колебаниями решетки; было уста-
новлено наличие эффекта Яна—Теллера в центрах лю-

минесценции. Рассмотрены возможные оптические про-
явления этого эффекта, в частности поляризация люми-

несцентного свечения при низких температурах и рас-
щепления в спектральных полосах. Н. Кристофелем
было предсказано возможное наличие эффекта Яна—

Теллера для электронных состояний идеального кри-
сталла.

Исследование электронных состояний кристалла 9
примесью показало, что наряду с «собственно-примес-
ными» возможны и «индуцированные» локальные уров-
ни. Был проведен расчет последних и рассмотрены их

возможные проявления, касающиеся уже кинетических

закономерностей.
Исследованы правила отбора, обусловливаемые сим-

метрией колебаний, при которых запрещенный в непод-

вижной решетке электронный переход все же проявля-
ется в колеблющейся решетке. Аналогичные правила



20

отбора удалось получить также для безызлучательных
переходов. Проведен расчет отступлений от приближе-
ния Кондона для центра люминесценции.

Квантовомеханический расчет взаимодействия ионов

решетки, проведенный в работах Н. Кристофеля, важен

также с точки зрения квантовой теории химической
связи. Были выполнены расчеты волновых функций
ионов для ряда кристаллов. Полученные результаты по-

зволяют вычислить диамагнитную восприимчивость и

поляризуемость ионов кристалла. Квантовомеханиче-
ский расчет энергии связи ионных кристаллов на основе

уточненных волновых функций привел к согласию с

опытными данными и позволил объяснить относитель-

ную стабильность разных кристаллических структур на

примере ТСI.
В результате цикла работ Н. Кристофеля была раз-

работана квантовомеханическая микротеория примесных
центров малых радиусов в ионных кристаллах, позво-

ляющая рассчитать и объяснить основные свойства

центров и протекающие с их участием физические про-
цессы.

3. Локальная динамика кристаллической решетки
и ее проявление в физических процессах

При любых температурах все атомы кристаллической
решетки участвуют в колебательном движении; это об-

стоятельство существенным образом определяет физи-
ческую картину большинства протекающих в кристалле

процессов. Если, однако, рассматриваемый процесс свя-

зан с точечным дефектом, для описания его обычно до-

статочно знать характер движения лишь самого дефекта
и небольшого числа ближайших соседей. Своеобразие
поставленной таким образом задачи о локальной дина-

мике решетки определяется тем обстоятельством, что

возмущения, вносимые дефектом (изменение масс и си-

ловых постоянных), нельзя в общем случае считать ма-

лыми, вследствие чего стандартная теория возмущений
оказывается непригодной.

Общий метод решения подобных задач, называемый

в настоящее время методом функций Грина, был раз-
работан в 1942—1947 гг. И. М. Лифшицем. Наиболее
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интенсивно эта проблема разрабатывалась позже, в

основном начиная с 1962 года.

В группе теории твердого тела исследования в дан-

ной области велись в двух взаимно связанных направ-
лениях: 1) изучение влияния изолированных точечных

дефектов на спектр и амплитуды колебаний решетки
(чисто динамические задачи) и 2) изучение проявления
модифицированных дефектом колебаний в различных
физических процессах.

К первому направлению относятся работы Г. Завта
и Н. Кристофеля, в результате которых было получено

решение задачи о локальной динамике кристаллической
решетки около примесных центров малого радиуса.
Были исследованы свойства и сформулированы крите-
рии возникновения локальных колебаний в ионных кри-
сталлах для различных дефектов. Подробно изучалась

модификация дефектами колебаний, принадлежащих
сплошному фононному спектру. В частности, было дано

обоснование квазимолекулярной модели колебаний при-
месного центра и выяснены границы ее применимости.
Важным следствием этих работ было развитие концеп-

ции псевдолокальных колебаний. Развитая теория при-
менима к реальным системам; Г. Завтом проведен ряд

расчетов для конкретных примесей в бинарных ионных

кристаллах. Решение задачи в первом направлении по-

служило естественным базисом для исследования про-
явлений колебаний решетки с дефектами в электронно-
колебательных спектрах, комбинационном рассеянии,
инфракрасном поглощении и т. д. и для интерпретации
экспериментального материала.

Ко второму направлению можно отнести большую
долю работы, выполненной по теории эффекта Мёсс-

бауэра на примесном ядре, но оптическим аналогам

эффекта Мёссбауэра, по теории колебательной струк-
туры спектров примесей в кристаллах (см. разделы 2,
3 и 5 настоящего обзора), ибо колебания, проявляю-
щиеся в названных явлениях, суть колебания локальной

окрестности примесного центра. Примером яркого про-
явления локальной динамики и взаимодействия элек-

тронного перехода с колебаниями могут служить спект-

ры легких примесных молекул в щелочногалоидных кри-

сталлах, изученные К. Ребане с сотрудниками.
Локальная динамика кристаллической решетки иг-
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рает, однако, существенную роль еще в целом ряде фи-
зических процессов, протекающих в примесных кристал-
лах. Например, Г. Завт показал, что примеси могут за-

метно повлиять на низкотемпературную теплопровод-
ность кристалла. Интересную задачу локальной дина-

мики представляет собой также детальная интерпрета-
ция спектров инфракрасного поглощения колебаниями

примесных ионов.

4. Теория вторичного свечения и нелинейных

оптических явлений в примесном кристалле

Одним из основных методов исследования примес-
ных кристаллов является изучение их спектров свече-

ния. До сих пор исследование спектров примесных кри-
сталлов ограничивалось в основном спектрами поглоще-

ния и спонтанного излучения, возникающего при неко-

герентном и сравнительно слабом оптическом возбуж-
дении. Лазерные источники возбуждения открывают
возможности экспериментального изучения таких про-
цессов, как комбинационное рассеяние света примесями,
дувхфотонные и т. д. поглощение и излучение. В связи

с этим стало актуальным развитие теории соответствую-

щих спектров, в частности развитие теории проявления
колебаний кристалла в этих спектрах. Последней про-
блеме и посвящены исследования многофотонных про-
цессов в примесных центрах в группе теории твердого
тела.

К. Ребане, И. Техвер, В. Хижняковым был предпри-
нят цикл исследований, посвященный изучению спектров
вторичного свечения примесных кристаллов с учетом по-

правок второго порядка по взаимодействию электромаг-
нитного поля и вещества. Для того чтобы примесные

центры оказывали большее влияние на рассеяние света,

чем остальная часть кристалла, рассеиваемый свет дол-

жен взаимодействовать с примесями избирательно, т. е.

частота возбуждающего света должна быть в резонансе
с полосой поглощения примеси. Это значит, что в акту-
альном для эксперимента случае теория должна быть

существенно резонансной. Случай резонансного возбуж-
дения представляет также принципиальный интерес, по-

скольку возникает вопрос о классификации вторичного
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свечения: что именно считать люминесценцией и что —

рассеянным светом. Экспериментаторы привыкли исхо-

дить из известного критерия С. И. Вавилова, основан-

ного на рассмотрении длительности вторичного свечения

во времени. Однако применение этого критерия при резо-
нансном возбуждении встречало значительные трудно-
сти. В работах И. Техвер и В. Хижнякова было пока-

зано, что хотя люминесценцию и рассеяние следует рас-

сматривать совместно как единый двухфотонный про-
цесс, в ряде случаев (например, при возбуждении систе-

мы с широкой полосой поглощения в фононном крыле
полосы поглощения) все же возможно достаточно чет-

кое деление спектра резонансного вторичного свечения

на люминесценцию и релеевское и комбинационное рас-
сеяния. Были получены формулы, описывающие колеба-

тельную структуру соответствующих спектров. Конкрет-
ные спектры комбинационного рассеяния были рассчи-
таны для Р-центров в ЫаСl и КСI. Было достигнуто не-

плохое согласие с соответствующими эксперименталь-
ными данными, полученными для рассеяния лазерного

луча этими кристаллами.
В. Лооритс получил общие формулы, описывающие

колебательную структуру спектров двухфотонного погло-

щения. Оказывается, что в ряде важных случаев колеба-
тельный контур спектра определяется так же, как и для

однофотонных процессов, видом адиабатических потен-

циалов начального и конечного электронных состояний.

Однако правила отбора для одно- и двухфотонных пере-
ходов существенно различны.

5. Теория квантовых интерференционных явлений

в электронно-колебательной системе

Квантовая теория твердого состояния описывает

большинство протекающих в твердом теле процессов с

помощью вероятностей переходов между стационарыми
состояниями системы. Существует, однако, ряд явлений,
в которых определяющую роль играют нестационарные
квантовые состояния. К такого рода явлениям прежде
всего относятся различного типа релаксационные про-
цессы, а также квантовые интерференционные явления

(квантовые биения) при оптических переходах в систе-
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ме. Интерес к квантовым интерференционным явлениям

особенно повысился в последние годы в связи с экспе-

риментальной и теоретической разработкой ряда весьма

точных оптических методов (метод пересечения уровней,
метод квантовых биений и модуляций) исследования

энергетического спектра возбужденного состояния атом-

ных систем.

К. Ребане и А. Пурга ведут теоретические исследо-
вания по выяснению возможностей использования мето-

дики интерференционных эффектов при изучении твер-
дого тела.

В работах А. Пурга было показано, что при мгно-

венном возбуждении электронной системы колебатель-

ную релаксацию избыточной энергии примесного центра
можно описывать как изоэнергетическое развитие не-

стационарного колебательного состояния системы. Опти-
ческим проявлением такой релаксации является зависи-

мость от времени спектра излучения, что по существу
является эффектом квантовых биений в системе со

сплошным энергетическим спектром.
В электронно-колебательной системе с расщеплен-

ными возбужденными уровнями интерференционные яв-

ления проявляются в аналогичном с атомными система-

ми виде. В адиабатическом и кондоновском приближе-
ниях влияние колебаний решетки сводится к амплитуд-
ной и фазовой (частотной) модуляции «несущих» ча-

стот, определяемых величинами расщепления возбуж-
денных электронных уровней. Оказывается, что в про-
стейших электронно-колебательных системах влияние

колебаний решетки обусловливает практически лишь

уменьшение интенсивности эффекта интерференции
электронных уровней центра, но не меняет его главную

характеристику — частоту. Следовательно, существует

принципиальная возможность применять уже имеющую-
ся для атомных систем методику квантовых интерферен-
ционных эффектов к исследованию структуры электрон-
ных уровней примесных центров в кристалле
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6. Развитие методов описания вероятностей переходов
в квантовой системе

Должное внимание было обращено также на освое-

ние и применение современных методов решения задач
квантовой механики и квантовой статистики. Задачи
локальной динамики кристалла и колебательной струк-

туры квазилинейчатых оптических и мёссбауэровских
спектров решались методами функций Грина и кванто-

вых функций Грина, привлекалась диаграммная тех-

ника. В работах В. Хижнякова и Г. Завта содержатся

удачные решения, представляющие и самостоятельный

методический интерес.
Н. Кристофелем совместно с М. И. Петрашень и

И. В. Абаренковым в общем виде продемонстрирована

эффективность схемы Хартри—Фока в задачах об элек-

тронных состояниях кристалла.

К. Ребане дал новый вывод основных формул мо-

ментов распределения квантовомеханических вероятно-
стей переходов, позволяющий рассматривать эти фор-
мулы как общие квантовомеханические правила сумм

вероятностей переходов. К. Ребане и О. Сильд показали,
что формулы моментов автоматически учитывают роль

индуцированного испускания как отрицательного погло-

щения. Было получено спектроскопическое правило сум-
мы для квадрупольных переходов. Выяснена связь этих

формул с формулами моментов распределения собствен-
ных значений в энергетическом спектре и найдены мо-

менты для вероятностей переходов без привлечения ме-

тода возмущений.
Развитый Р. Преэмом метод производящих функций

оказался эффективным в задачах детального вычисле-

ния вероятностей электронно-колебательных переходов
поглощения, люминесценции и комбинационного рассея-
ния света.
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Исследования по физике ионных кристаллов
в Институте физики и астрономии АН ЭССР

Ч. Б. Лущик

Физика твердого тела — один из актуальнейших раз-
делов современной науки. Изучить микрострукт/ру раз-
ных типов твердых тел, выяснить механизмы протекаю-
щих в них микропроцессов, научиться сознательно

управлять физическими явлениями в кристаллах — все

это далеко не легкие задачи, решение которых должно

революционизировать многие отрасли науки и техники.

В научном аспекте особенно перспективно исследо-

вание твердых тел с экстремальными свойствами, в том

числе ионных кристаллов. Ионные кристаллы весьма

перспективны с точки зрения использования их в каче-

стве оптических генераторов, детекторов ядерных излу-
чений, элементов зарождающейся диэлектрической элек-

троники и т. д.

В настоящем обзоре кратко охарактеризованы экс-

периментальные исследования по физике ионных кри-

сталлов, выполненные в секторе физики ионных кри-
сталлов Института физики и астрономии АН ЭССР в

1954—1966 годах.

Исследования ионных кристаллов были начаты в

Институте в 1953—1954 гг. небольшой группой сотруд-
ников (Я. Кире, Ч. Лущик, А. Малышева, К.-С. Ребане)
под руководством академика АН ЭССР Ф. Клемента.
В первые годы основное внимание уделялось явлению

евечения щелочногалоидных солей и физико-химиче-
ским процессам в люминесцирующих твердых раство-
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рах. В дальнейшем исследования постепенно расширя-
лись и углублялись, затрагивая все новые проблемы
современной физики твердого тела.

В 1959—1960 гг. экспериментальные исследования в

области физики ионных кристаллов, проводимые в Ин-

ституте под руководством автора настоящего обзора,
были сосредоточены в основном на проблеме, суть кото-

рой можно сформулировать так: исследование электрон-
ных возбуждений и электронных процессов в ионных

кристаллах и их роли в оптических и электрических яв-

лениях. Усилия были сконцентрированы на стыке трех

разделов физики твердого тела: физики люминесцирую-

щих кристаллов, физики диэлектриков и радиационной
физики твердых тел. Основное внимание уделялось мно-

гостороннему изучению оптических и электрических яв-

лений в активированных ионных кристаллах.
Ниже приводятся несколько условная классификация

и предельно краткая характеристика этих работ.

1. Новые методы изготовления люминесцирующих

кристаллов

В 1935 г. Ф. Клементом был разработан новый ме-

тод получения люминесцирующих систем в виде тонких

сублимированных слоев. Этот метод был развит и при-
менен Ф. Клементом, А. Малышевой, X. Йыги и X. Кал-
дером для изготовления и оптического исследования

многих люминесцирующих соединений типа АпВуц,
АцВу! и Ац(Вуц)2-

Сублимат-фосфоры получили широкое практическое

применение и служат в настоящее время объектами

разнообразных исследований многих лабораторий и

фирм. В последние годы А. Малышевой и X. Йыги были

исследованы процессы формирования сублимат-фосфо-
ров.

При активации ионных кристаллов тяжелыми ме-

таллами важную роль играют физико-химические про-
цессы образования люминесцирующих твердых раство-

ров и процессы диффузии активатора в кристалличе-

скую решетку. Эти проблемы в течение нескольких лет

изучались Ф. Клементом с сотрудниками.
Н. Лущик разработала метод изготовления тонких
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монокристаллических люминесцирующих слоев путем

диффузии активатора в монокристалл из газовой фазы
или напыленного слоя. Метод был использован X. Соо-

вик, Н. Лущик, Н. Яансон и Л. Пиногоровой для созда-

ния новой разновидности детекторов ядерных излучений
«поверхностноактивированных сцинтилляторов».

Р. Гиндина и А. Эланго разработали простую мето-

дику получения люминесцирующих активированных ни-

тевидных ионных кристаллов, имеющих совершенную
кристаллическую структуру. Объекты эти перспективны

для изучения роли дислокаций в физике ионных кри-

сталлов. Для этой же цели оказался удобным разра-
ботанный Р. Гиндиной и А. Эланго вариант декориро-
вания линейных дефектов кристаллической решетки не-

изоморфными примесями.

2. Новые люминесцирующие системы на основе ионных

соединений

С помощью перечисленных выше приемов и класси-

ческих методов выращивания монокристаллов в Инсти-

туте было получено несколько десятков новых люми-

несцирующих систем.

Поиск новых кристаллофосфоров опирался на науч-
ную классификацию различных активирующих ионов и

полуэмпирическое предсказание их оптических харак-

теристик в различных кристаллических средах.
Ч. Лущик и И. УЧерилоо синтезировали многие но-

вые кристаллофосфоры на основе щелочногалоидных

солей, фосфатов, окислов и сульфидов, активированных
перспективной группой «ртутеподобных ионов» ((За +

,

6е 2+
,

1п+
,

8п 2+
,

8Ь 3+
,

Т1+
,

РЬ2+
,

В1 3+) и группой «благо-

родных ионов» (Си+

,
Ад+

,
Аи+

,
С(1 2+). А. Малышева и

X. Калдер разработали новые кристаллофосфоры на

основе галогенидов металлов второй группы.

3. Микроструктура центров люминесценции

Успех в синтезе новых и совершенствовании суще-

ствующих люминофоров во многом зависит от знания

микроструктуры центров свечения в кристаллах. Эта
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проблема усиленно исследуется десятки лет, однако до

сих пор окончательно не решена. Существенный прогресс
в этом отношении был достигнут работами Ф. Клемента
с сотрудниками.

По модели Зейтца—Клемента основными центрами
свечения в ионных кристаллах служат ионы примеси,
входящие в кристаллическую решетку вещества с обра-
зованием твердых растворов. Эта точка зрения полу-

чила серьезное обоснование в работах Р. Гиндиной, си-

стематически изучавшей роль различных точечных, ли-

нейных и поверхностных дефектов кристаллической ре-
шетки в образовании центров свечения. Р. Гиндиной,
А. Маароосом и А. Хаавом дано строгое доказательство

справедливости модели Зейтца—Клемента для класси-

ческого фосфора КС1 —Тl.

Люминесцирующие твердые растворы не являются,

конечно, идеальными. При большом содержании акти-

ватора и собственных дефектов кристаллической решет-
ки возникают, как показали Ф. Клемент и Т. Абдусады-
ков, сложные центры люминесценции, представляющие
собой ассоциации различных дефектов кристаллической
решетки. В реальных ионных кристаллах «химия микро-

дефектов» сложна, что и обеспечивает многообразие
центров свечения во многих люминесцирующих систе-

мах.

4. Микроструктура примесных ловушек для электронов
и дырок

Используемые во многих технических применениях

инерционные характеристики кристаллов определяются

прежде всего существующими в кристаллах ловушками
для электронов и дырок.

В течение ряда лет Ф. Заитов, Г. Вале, И. Золотарев
изучали роль различных примесей в образовании лову-
шек для электронов и дырок в щелочногалоидных кри-
сталлах. Особый интерес представляют ловушки для

электронов и дырок, создаваемые одновалентными ме-

таллическими ионами, не имеющими избыточного за-

ряда по сравнению с окружающей решеткой. Число та-

ких ловушек может быть в щелочногалоидных кристал-
лах огромным. Оказалось, что такие примеси при низ-
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ких температурах служат эффективными ловушками и

для электронов, и для дырок.
Особенно сложные ловушки возникают в ионных кри-

сталлах с большим содержанием примесей и собствен-

ных дефектов решетки. Сложная химия дефектов опре-

деляет многообразие примесных ловушек для электро-
нов и дырок.

5. Спектроскопия центров люминесценции

в активированных ионных кристаллах

Исследования по спектроскопии свободных ртутепо-
добных ионов давно стали классическими. Представля-
лось заманчивым выполнить подобное исследование для

ртутеподобных ионов в различных кристаллах и прове-
сти подробное сопоставление закономерностей для сво-

бодных ионов и ионов в кристаллах. Такое исследова-

ние в течение ряда лет ведут Н. Лущик, С. Зазубович
и И. Мерилоо.

Было строго доказано существование четкой генети-

ческой связи между оптическими характеристиками

центров свечения в ионных кристаллах и характеристи-
ками свободных ионов-активаторов, а также подробно
изучено смещение и расщепление уровней и изменение

вероятностей переходов под действием внутрикристал-
лических полей. Поляризационными методами, разрабо-
танными П. Феофиловым, С. Зазубович определила

природу и ориентацию элементарных поглощателей и

излучателей в активированных кристаллах.
В коротковолновой области спектра удалось обна-

ружить и подробно изучить «околоактиваторные» ло-

кальные электронные возбуждения.
Для кристаллов с относительно узкими зонами за-

прещенных энергий (например, СаB) недавно найдены
и исследованы квазилокальные электронные возбужде-
ния примесных центров, налагающиеся по энергии на

зону проводимости. Для ртутеподобных центров с ма-

лыми стоксовыми потерями Н. Лущик и И. Мерилоо
изучили колебательную структуру спектров, в которой
проявляются квазилокальные колебания кристалличе-
ской решетки.

Методом фотосцинтилляций Т. Соовик и Э. Реало ис-
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следовали длительность жизни центров свечения в воз-

бужденном состоянии для многих активированных кри-
сталлов.

Я. Кире и А. Лайсаар подробно исследовали влияние

всестороннего давления на спектры активированных ион-

ных кристаллов.
Всеми этими экспериментальными работами по су-

ществу разработана небольшая новая глава спектро-
скопии твердого тела — спектроскопия примесных цент-

ров, сильно взаимодействующих с кристаллической ре-
шеткой.

6. Электронно-колебательные процессы в примесных

центрах

Электронно-колебательные процессы в центрах лю-

минесценции растворов и паров сложных молекул ис-

следованы в классических работах С. Вавилова, В. Лев-

шина, А. Теренина и Б. Степанова. Ими были установ-
лены фундаментальные закономерности спектрального
преобразования света. Основные закономерности спект-

рального преобразования света ионными кристаллами
экспериментально исследовались в Тарту.

Ч. Лущик, К. Шварц и С. Зазубович изучили излу-
чательные и безызлучательные электронно-колебатель-
ные переходы в примесных центрах ионных кристаллов.
Исследования показали, что в пределах элементарных
полос примесного поглощения спектры, выход, длитель-

ность и поляризация люминесценции не зависят от ча-

стоты возбуждающего света, а связаны с быстрой ко-

лебательной релаксацией в результате термостатиче-
ского действия кристаллической решетки. При переходе
от одной полосы примесного поглощения к другой спект-

ры, выход, длительность и поляризация люминесценции

в общем случае испытывают скачкообразное изменение.

«Ступенчатые спектры» физических характеристик осо-

бенно наглядно проявились в опытах И. Яэка с реком-
бинационной люминесценцией. В общем случае (особенно
при низких температурах) за время пребывания цент-

ров в возбужденном состоянии равновесное распределе-
ние центров по электронным состояниям установиться
не успевает.
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Были подробно исследованы отступления от зеркаль-

ной симметрии спектров поглощения и излучения при-
месных центров, связанные с изменением частот внутри-

центровых колебаний при изменении их электронного
состояния.

К. Шварц изучил квантовый выход свечения и без-

ызлучательные электронно-колебательные переходы,

приводящие к тушению люминесценции примесных

центров.

Параллельно с изучением сенсибилизованной флуо-
ресценции и фосфоренции полиактивированных ионных

кристаллов X. Соовик исследовала безызлучательную
передачу энергии между различными примесными цент-

рами в результате резонансного диполь-дипольного и ди-

поль-квадрупольного взаимодействия.
И. Яэк, X. Кяэмбре и Э. Тийслер подробно изучили

оптические и электрические явления при ионизации

центров свечения в ионных кристаллах. Электрон «от-

рывается» от центра свечения в результате как тепло-

вой ионизации, так и частичной автоионизации квазило-

кальных электронных возбуждений.
В результате электрон-фононного взаимодействия и

взаимодействия примесных и кристаллических электрон-
ных возбуждений физические процессы в примесных

центрах ионных кристаллов кардинально отличаются от

физических процессов в свободных примесных ионах.

7. Рекомбинационная люминесценция активированных

кристаллов

После прекращения возбуждающего воздействия на

кристалл свечение примесных центров обычно продол-
жается еще очень долго. Фосфоресценция активирован-
ных ионных кристаллов трактовалась многими авторами
как метастабильное свечение, связанное с медленным

переходом примесных центров из метастабильного со-

стояния в лабильное. Существовала и вторая точка зре-
ния. Так, Антонов-Романовский, Ч. Лущик и И. Парфиа-
нович интерпретировали фосфоренцию ионных кристал-
лов как рекомбинационное свечение, длительность кото-

рого определяется захватом электронов и дырок различ-
ными микродефектами кристаллической решетки.
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Серия экспериментов, выполненных на ионных кри-

сталлах И. Яэком, П. Хелленурме и Л. Уйбо, подтвер-

дила правильность второй точки зрения. Явление реком-
бинационного свечения многих активированных ионных

кристаллов подробно изучили И. Яэк, М. Окк, Г. Золо-

тарев, Г. Лийдья и Р. Кинк.

Удалось показать, что обычно рекомбинационное све-

чение в этих системах возникает при рекомбинации
освобождающихся из ловушек электронов с локализо-

ванными на центрах свечения дырками. В некоторых

случаях зафиксировано свечение примесных центров при

рекомбинации дырок с локализованными на центрах

свечения электронами. В еще более редких случаях

центры свечения и центры рекомбинации пространствен-

но разделены и свечение носит сенсибилизованный ха-

рактер.

Обычно рекомбинационное свечение активированных
ионных кристаллов возбуждают рентгеновыми лучами,

электронами или ядерными излучениями. И. Яэку и

Г. Лийдья удалось возбудить рекомбинационную фос-
форенцию щелочногалоидных кристаллов коротковолно-
вой ультрафиолетовой радиацией, под действием кото-

рой осуществляются междузонные переходы в основном

веществе кристалла. В этих условиях возбуждения ре-
комбинационное свечение активированных щелочнога-

лоидных кристаллов мало чем отличается от рекомбина-
ционного свечения систем полупроводникового типа.

Было обнаружено внешнее тепловое и внешнее оптиче-

ское тушение рекомбинационного свечения. Б. Горба-
чев, Р. Кинк и Г. Лийдья изучили нелинейную зависи-

мость рекомбинационного свечения от объемной плот-

ности возбуждения. В. Денкс исследовал влияние элек-

трического поля на рекомбинационное свечение.

И. Яэк, Ф. Савихин, Л. Егорова и Г. Хютт подробно
исследовали особенности процессов аккумуляции энер-
гии и рекомбинационной люминесценции для систем

АцВу! типа сульфидов кальция и цинка. В этих мате-

риалах с относительно узкими зонами запрещенных
энергий особенно четко выражены нелинейные процес-
сы при изменении объемной плотности возбуждения.

К.-С. Ребане подробно изучил влияние инфракрас-
ной радиации на рекомбинационное свечение цинксуль-
фидных кристаллофосфоров.
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8. Новые методы исследования релаксационных

процессов

Приводящая к свечению кристалла излучательная

рекомбинация электронов и дырок осуществляется в

итоге сложных релаксационных процессов, в которых

участвуют многие ловушки для электронов и дырок.

Долгие годы для исследования механизма и кинетики

релаксационных процессов в кристаллах (которые, кста-

ти, определяют все инерционные характеристики свече-

ния) использовались только два метода, в основу кото-

рых были положены явления термо- и фотостимулиро-
ванной люминесценции. Получаемая при этом инфор-
мация, как правило, была недостаточна для понимания

механизмов сложнейших процессов.

Ч. Лущиком, Ф. Заитовым, И. Яэком, Л. Уйбо,
И. Витолом, X. Кяэмбре, А. Белкиндом, Ю. Халдре и

Л. Пунгом была предложена, разработана и применена
к исследованию ионных кристаллов серия новых мето-

дов исследования электронно-дырочных релаксацион-
ных процессов в твердых телах. Эти методы основаны

на измерении релаксации свечения, поглощения, электро-

проводности, электронной эмиссии и электронного пара-
магнитного резонанса при нагреве предварительно воз-

бужденных кристаллов. Нагрев кристаллов, а также

периодические оптические подсветки позволяют селек-

тивно освобождать электроны и дырки с различных

уровней захвата и получать обширную информацию о

знаке освобождающихся носителей тока, о механизмах

освобождения и рекомбинации носителей, о кинетике

релаксационных процессов и т. д.

Экспериментальные установки представляют собой

релаксационные «комбайны» нескольких типов, позво-

ляющие одновременно автоматически регистрировать
многие релаксационные характеристики твердых тел.

Разработанные в Тарту и Риге новые методики полу-
чили широкое распространение в советских и зарубеж-
ных лабораториях.

Ч. Лущиком была развита общая теория неизотер-
мических релаксационных процессов в твердых телах,

сравнение которой с многочисленными экспериментами
позволило количественно обработать полученную ин-

формацию.
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Новые методы, особенно разработанный Ф. Заито-

вым метод термического обесцвечивания, позволили, в

частности, количественно связать явления рекомбина-
ционного свечения, электропроводности, электронной
эмиссии и радиационного окрашивания ионных кристал-
лов.

9. Радиационное окрашивание ионных кристаллов

Явление радиационного окрашивания ионных кри-
сталлов уже два десятилетия привлекает внимание мно-

гих лабораторий. Элементарные физические процессы,
лежащие в основе этого явления, определяют, в частно-

сти, радиационную устойчивость твердых тел.

А. Эланго, Г. Вале, Г. Лийдья и И. Яэк подробно
исследовали процессы создания центров окраски в чи-

стых и активированных ионных кристаллах. Кроме
обычных облучений на рижском ядерном реакторе и

рентгеновыми лучами, особое внимание было уделено

процессам радиационного окрашивания кристаллов мо-

нохроматической ультрафиолетовой радиацией. Были

разработаны высокочувствительные методы измерения
«спектров создания центров окраски». Установлено, что

центры окраски хорошо создаются при взаимодействии

электронов, экситонов и электронно-дырочных пар с

вакансиями, примесными ионами и их простейшими ас-

социациями. Как показали Э. Ильмас и Н. Роозе, осо-

бенно эффективно радиационное окрашивание осуще-
ствляется коротковолновой ультрафиолетовой радиа-
цией в том случае, если несколько электронно-дыроч-
ных пар генерируется близко друг от друга. В этом

случае, возможно, происходят образование дырочных

пар и генерация радиационных дефектов в регулярных

узлах кристаллической решетки. Элементарные меха-

низмы создания центров окраски электронными возбуж-
дениями рассмотрены в работе Ч. Лущика, Г. Вале,
М. Эланго.

Ф. Заитовым, М. Эланго и Г. Вале обнаружен и изу-
чен эффект высвечивающего действия жестких излуче-
ний на центры окраски. Излучение спектров высвечи-

вающего действия монохроматической ультрафиолето-
вой радиацией позволило вскрыть элементарные меха-

низмы этого явления.
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10. Электронная эмиссия с ионных кристаллов

Для избирательной генерации различных электрон-
ных возбуждений в ионных кристаллах приходится ис-

пользовать коротковолновую ультрафиолетовую радиа-

цию, которая поглощается в очень тонком приповерх-
ностном слое кристалла. Это привело к необходимости

тщательного изучения особенностей приповерхностных
и поверхностных явлений в твердых телах. Для этой

цели перспективно изучение такого типично приповерх-
ностного явления, как электронная эмиссия.

X. Кяэмбре, А. Белкинд и В. Бичевин изучили фото-
и термостимулированную электронную эмиссию с пред-
варительно возбужденных ионных кристаллов. Оказа-

лось, что в щелочногалоидных солях осуществляются
два основных механизма эмиссии, связанные с вылетом

из кристалла либо оптических, либо тепловых электро-
нов. Параллельное исследование электронной эмиссии

и рекомбинационной люминесценции позволило Белкин-

ду определить энергию сродства электрона с ионными

кристаллами.

X. Кяэмбре обнаружил появление электронной эмис-

сии в результате ионизации центров люминесценции в

ионных кристаллах.
А. Богун и X. Кяэмбре показали, что максимумы

термостимулированной эмиссии сопровождают основные

максимумы активаторной термостимулированной люми

несценции. Это обстоятельство следует рассматривать
как серьезный довод в пользу электронного знака соот-

ветствующих стадий релаксационного процесса.

11. Электронная проводимость ионных кристаллов

Щелочногалоидные кристаллы — типичные предста-
вители диэлектрических материалов. Классическими ра-
ботами А. Иоффе, В. Рентгена, Б. Гуддена и П. Тарта-
ковского было показано, что в окрашенных ионных кри-
сталлах может быть возбуждена фотопроводимость.

Э. Тийслер и X. Кяэмбре изучили связь между явле-

ниями рекомбинационного свечения, радиационного

окрашивания и фотопроводимости. Впервые удалось об-

наружить и изучить фотопроводимость, возникающую
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при облучении в области коротковолновых полос погло-

щения центров люминесценции. Этим была окончатель-

но доказана несостоятельность метастабильной концеп-

ции длительного свечения.

Э. Тийслеру удалось изучить термостимулированную
электронную проводимость активированных ионных

кристаллов, возбужденных ультрафиолетовой радиацией.
Как и в рентгенизованных кристаллах, максимумы тер-

мостимулированной электронной проводимости сопро-
вождают основные пики активаторной термостимулиро-
ванной люминесценции. Дырочная проводимость из-за

малой подвижности дырок в ионных кристаллах пока

что убедительно не зафиксирована.

При температурах выше комнатной электронная про-
водимость ионных кристаллов замаскирована гораздо
более сильной зонной проводимостью. Ионные процессы

играют в релаксационных явлениях огромную роль.
Ф. Заитовым и М. Эланго показано, что в результате
ионных процессов происходит «преждевременная» иони-

зация Р-центров и других высокостабильных центров

окраски.

12. Автолокализация дырок и дырочные процессы
в ионных кристаллах

Предсказанное Л. Ландау и Я. Френкелем и откры-
тое Кёнцигом явление автолокализации дырок при низ-

ких температурах играет важную роль в физике ион-

ных кристаллов. Г. Золотарев, М. Эланго и X. Соовик

показали, что явление автолокализации дырок приводит
к резкому ослаблению рекомбинационного свечения,

радиационного окрашивания и радиолюминесценции
ионных кристаллов. При низких температурах электрон-
ные и дырочные процессы в ионных кристаллах пере-
стают быть симметричными, что приводит к ряду очень

интересных эффектов.
Ю. Халдре и Л. Пунг применили для изучения ды-

рочных процессов в ионных кристаллах весьма эффек-
тивную методику электронного парамагнитного резо-
нанса. Исследование иеизотермической релаксации сиг-

нала ЭПР для различных дырочных центров окраски
позволило количественно изучить механизмы и кинетику
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элементарных дырочных процессов, недоступных изуче-
нию электрическими методами. Ю. Халдре и Л. Пунг
показали, что дырочные стадии релаксационных про-
цессов в ионных кристаллах могут сопровождаться по-

явлением характерного рекомбинационного свечения.

13. Экситоны и экситонные процессы
в ионных кристаллах

Введенное Я- Френкелем понятие о бестоковых под-

вижных электронных возбуждениях в твердых телах

оказалось весьма плодотворным. Для полупроводнико-
вых систем существование экситонов было доказано

Гроссом, Захарченей и Каплянским.
Н. Мотт выдвинул гипотезу, согласно которой длин-

новолновая полоса фундаментального поглощения ион-

ных кристаллов соответствует созданию экситонов. Экс-

периментальными подтверждениями бестоковости этих

возбуждений следует считать отсутствие фотопроводи-
мости в этой области и обнаруженную В. Денисом не-

зависимость стимулированных в «экситонной» области

физических процессов от сильных электрических полей.
Г. Лийдья, Р. Кинк, X. Соовик и Э. Реало подробно

изучили различные физические явления, которые возни-

кают при прямом оптическом создании экситонов в ион-

ных кристаллах. Обнаружено и изучено возбуждение
экситонами люминесценции примесных центров. Воз-

буждение центров люминесценции экситонпым ударом

приводит к появлению кратковременного свечения, не

отличающегося по длительности от свечения при прямом

фотовозбуждении примесных центров.

Обнаружена и изучена диссоциация экситонов на

многих заряженных дефектах кристаллической решетки.
Экситоны эффективно создают и разрушают центры ок-

раски. Изучена тепловая ионизация и автоионизация

экситонов.

Спектрально-кинетическое и поляризационное иссле-

дование люминесценции экситонов позволило дать дока-

зательство существования автолокализации экситонов

при низких температурах.
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14. Распад высокоэнергетических электронных

возбуждений. Стабильные возбуждения
и возбуждения-резонансы

Применение к исследованию электронных возбужде-
ний в ионных кристаллах разработанной в Тарту спект-

рально-кинетической методики привело к важному за-

ключению, что многие энергетические электронные воз-

буждения являются нестабильными и вскоре после их

генерации распадаются на небольшое число стабильных

электронных возбуждений типа экситонов и электронно-

дырочных пар.
Г. Лийдья, Р. Кинк и Э. Ильмас особенно подробно

изучили распад Л-экситонов, Г-экситонов и катионных

экситонов на электронно-дырочные пары. Этот процесс
аналогичен явлениям автоионизации и предиссоциации
в атомной и молекулярной спектроскопии.

Распад возбуждений-резонансов существенно упро-
щает физические явления в ионных кристаллах.

15. Размножение электронных возбуждений.
Фотонное умножение

Э. Ильмас, Г. Лийдья и Ч. Лущик обнаружили и

подробно исследовали предсказанный С. Вавиловым

эффект — фотолюминесценцию активированных ионных

металлов с квантовым выходом п>l. Один фотон
ультрафиолетовой радиации создает в кристалле два-

три фотона видимого свечения.

Возможно несколько различных механизмов этого

важного в теоретическом и особенно прикладном (лю-
минесцентные лампы) аспектах явления. Три из них

были реально обнаружены. Первый механизм сводится
к размножению электронно-дырочных пар в результате

хорошо изученного для полупроводников процесса удар
ной ионизации кристаллической решетки. Второй ме-

ханизм заключается в создании горячими фотоэлектро-
нами вторичных экситонов в результате ударного воз-

буждения кристаллической решетки. Третий механизм

представляет собой аналог эффекта Франка и Герца
для свободных атомов. Горячие фотоэлектроны осущест-
вляют ударное возбуждение самих примесных центров.
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Это явление, изученное Б. Горбачевым и Т. Савихиной,
открывает интересные новые перспективы преобразова-
ния энергии в твердых телах.

В работе рассмотрены в общих чертах процессы раз-

множения электронных возбуждений в твердых телах

разных классов и различные проявления этого эффекта
в люминесценции, проводимости, электронной эмиссии и

радиационном окрашивании.

16. Радиолюминесценция и катодолюминесценция
ионных кристаллов

Наиболее широко применяются ионные кристаллы

для регистрации ядерных излучений. В связи с этим

X. Соовик, Э. Реало, Т. Трофимова (Эксина) и И. Куус-
ман подробно изучили элементарные механизмы люми-

несценции активированных ионных кристаллов под дей-
ствием частиц и квантов большой энергии. Особенно
много дало спектрально-кинетическое исследование «фо-
тосцинтилляций» и «электронных сцинтилляций». Было

показано, что радио- и катодолюминесценция ионных

кристаллов обусловлены электронно-дырочными и эк-

ситонными процессами. Электронно-дырочные процессы

при условии их кратковременности особенно эффектив-
ны, так как частицы и кванты большой энергии генери-

руют в ионных кристаллах электронно-дырочных пар в

несколько раз больше, чем в ионных кристаллах экси-

тонов.

Т. Трофимова и И. Куусман изучили люминесценцию

ионных кристаллов под действием медленных электро-
нов энергии 20 —500 еУ. Несмотря па ряд искажающих

эффектов (из-за малой глубины проникновения таких

электронов в кристаллическую решетку), эти опыты

представляются весьма перспективными, особенно в

смысле выявления роли коллективных электронных воз-

буждений (плазмонов) в физике ионных кристаллов.

И. Яэк, Ф. Савихин и Б. Горбачев изучили нелиней-

ные явления при радиолюминесценции и фотолюминес-
ценции кристаллов и выявили причины вариации вели-

чины а/0 отношения в разных типах твердых тел. Этим

были заложены теоретические основы избирательной ре-
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гистрации различных ядерных частиц люминесцентными

методами.

В результате многолетних экспериментов нашей

группе удалось осуществить общую качественную ин-

терпретацию электронных возбуждений и электронных

процессов в люминесцирующих ионных кристаллах.

Изучены характерные особенности кристаллических, ло-

кальных и квазилокальных электронных возбуждений.

Подробно исследованы процессы распада, размножения,
автолокализации и взаимных превращений электронных

возбуждений. Рассмотрены реакции взаимодействия

электронных возбуждений с разнообразными структур-
ными дефектами. Исследованы специфические особен-

ности электронных, дырочных, экситонных, сенсибили-

зационных, электронно-колебательных и ионных процес-
сов в щелочногалоидных кристаллах.

Можно надеяться, что полученная качественная кар-

тина электронных возбуждений и электронных процес-
сов в щелочногалоидных кристаллах будет полезна для

развития теории твердого тела и для многочисленных

научно-прикладных применений ионных кристаллов. Не-

которые из сложившихся при изучении простейших кри-

сталлов представлений могут быть перенесены и на бо-

лее сложные типы твердых тел.

В 1954—1966 гг. по рассматриваемой тематике в

Институте выполнено около 300 работ.
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Исследование фотоэлектрических и оптических

свойств кристаллов полупроводниковых
соединений

Я. Я. Кире

Успешное развитие в Институте физики и астроно-
мии АН ЭССР исследований по физике ионных кристал-
лов и теории твердого тела, с одной стороны, и наличие

в республике полупроводниковой промышленности — с

другой, побудили институт начать исследования по еще

одному разделу физики твердого тела — по физике
полупроводников. С этой целью в начале 1962 г. в Ин-

ституте был создан сектор физики полупроводников.
В основную тематику сектора были включены фото-
электрические явления в полупроводниках с широкой
запрещенной зоной. Такой выбор тематики позволил

достаточно тесно связать ее с тематикой сектора физики
ионных кристаллов Института.

Исследование фотоэлектрических явлений представ-
ляет интерес по крайней мере с двух точек зрения. Во-

первых, эти явления используются в целом ряде полу-
проводниковых приборов (фотосопротивления, фото-
диоды, фототриоды, усилители света, оптроны и т. д.)
и в связи с этим их изучение представляет интерес для

практики. Во-вторых, фотоэлектрические явления (в ча-

стности, фотопроводимость), как и люминесценция, яв-

ляются весьма мощными методами исследования строе-
ния твердых тел и протекающих в них электронных про-
цессов. Особое значение эти явления имеют для изуче-
ния рекомбинационных процессов в полупроводниках и

изоляторах.
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К настоящему времени трудами советских и зару-
бежных ученых созданы общие представления о меха-

низме фотопроводимости полупроводников. Под воздей-
ствием квантов света в кристаллах генерируются ква-

зисвободные носители тока — электроны и дырки, кото-

рые, перемещаясь в электрическом поле, создают наблю-
даемый фототок. Параллельно с генерацией носителей

тока идет обратный процесс их рекомбинации. Несколько
более сложен экситонный механизм фотопроводимости
кристаллов, при котором носители тока возникают в ре-

зультате взаимодействия электронов с различными

структурными дефектами кристаллической решетки. Из-

вестен в общих чертах и механизм других фотоэлектри-
ческих явлений — фотоэлектронной эмиссии, возникно-

вения фото-э. д. с. и т. д.

Несмотря на значительные успехи физики фотоэлект-
рических явлений, многие относящиеся к этой проблеме
вопросы до сих пор еще мало изучены. В общей схеме

возникновения фотоэлектрических явлений имеется еще

довольно много «белых пятен», требующих дальней-
ших исследований. Особенно плохо изучена роль высо-

коэнергетических возбуждений кристаллической решетки
в генерации носителей тока. Недостаточно исследовано

взаимодействие электронов, дырок и особенно экситонов

с примесными центрами. Мало еще известно о природе
самих примесных центров, о их характеристиках и роли
в фотоэлектрических явлениях. Вместе с тем именно

примесные и собственные дефекты кристаллической ре-
шетки в значительной мере определяют свойства реаль-
ных кристаллов полупроводников и изоляторов. Вопрос
о природе различных локальных центров в полупровод-
никовых соединениях с широкой запрещенной зоной и

их роли в фотоэлектрических явлениях является основ-

ным вопросом, интересующим молодой коллектив сек-

тора физики полупроводников.

Первые годы существования сектора ушли в основ-

ном на создание лаборатории (помещения были полу-
чены в конце 1962 г.). В результате проведенной в этот

период работы были освоены методики измерения элект-

рических, фотоэлектрических и спектральных характе-

ристик кристаллов и собраны соответствующие уста-
новки. Из созданной в этот период в секторе уникальной
аппаратуры следует в первую очередь упомянуть камеру
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высокого давления для исследования электропроводно-
сти и фотопроводимости полупроводников в условиях

всестороннего сжатия, установку для исследования

свойств электрических контактов к кристаллам полу-

проводников и установку для автоматической записи

спектров фоточувствительности полупроводниковых ма-

териалов.
Камера высокого давления, разработанная сотруд-

ником сектора А. Нийлиском, снабжена высокоомными

электровводами (10 !0 ом) и оптическими окнами и по-

зволяет измерять зависимость темповой проводимости
и фотопроводимости достаточно высокоомных кристал-
лов полупроводников, начиная от давления до 6000 ат.

Созданная П. Лыуком установка для изучения свойств

контактов позволяет измерять контактную разность по-

тенциалов между металлом и полупроводником, выяв-

лять неоднородности в кристаллах (искривления зон),
а также устанавливать распределение электрического
потенциала в кристаллах при прохождении в них тока.

По распределению потенциала легко судить об омично-

сти используемых контактов. Созданная под руководст-
вом сотрудников сектора А. Герста, А. Розенталя и

И. Одратса установка для автоматической записи спект-

ров фоточувствительности позволяет получать исправ-
ленные спектры в области от 400 до 1000 нм. Спектраль-
ный диапазон может быть расширен, если при комплек-

тации установки монохроматор УМ-2 заменить другим

спектральным прибором.
К настоящему времени более или менее выкристал-

лизовалась структура сектора. Он состоит из четырех

рабочих групп: химической группы, группы фотоэлектри-
ческих явлений, группы договорных работ и группы

спектроскопии высокой разрешающей способности. По-

следняя группа стоит несколько особняком и ведет экс-

периментальные исследования по тематике, близкой к

тематике группы теории твердого тела сектора теорети-
ческой физики.

Основная задача химической группы — обеспечение

сектора объектами исследования. Группа занимается вы-

ращиванием монокристаллов полупроводниковых соеди-

нений и легированием их посторонними примесями. Про-
водятся также анализы кристаллов на содержание в них

тех или иных примесей. За время существования сек-
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тора сотрудниками группы X. Коппелем, А. Руутом,
Р. Каськ освоены или разработаны методики получения

различных форм кристаллов сульфида кадмия, кристал-
лов селенида кадмия, галогенидов сурьмы, галогенидов
галлия, йодистой ртути, йодистого свинца и т. д. Нала-
жены методики легирования кристаллов сульфида кад-

мия элементами I, 111, V и VI групп периодической сис-

темы. В настоящее время налаживается методика вы-

ращивания монокристаллов карбида кремния, одного из

перспективнейших полупроводниковых материалов.
Отдельно следует отметить работы аспиранта сек-

тора X. Коппеля, выполненные им в Институте общей
и неорганической химии АН СССР под руководством
Н. П. Лужной и 3. С. Медведевой. Им исследована воз-

можность использования очень перспективного метода

кристаллизации из растворов в расплавах для выращи-
вания монокристаллов арсенида индия. В качестве раст-

ворителей использовался как сам индий и его сплавы с

другими металлами, так и некоторые галогениды метал-

лов б-подгруппы периодической системы. Из результа-
тов, в частности, следует, что применимость или непри-
менимость веществ того или иного типа в качестве раст-

ворителя для кристаллизации арсенида индия зависит

от сходства или различия типа химической связи раст-

ворителя и кристаллизуемого соединения. Изучен меха-

низм роста кристаллов арсенида индия и возможность

их легирования в процессе роста.

В будущем наряду с выращиванием монокристаллов
химическая группа будет заниматься изучением процес-
сов кристаллизации из газовой фазы и из растворов в

расплавах.

Группа фотоэлектрических явлений ведет в настоя-

щее время работу по трем направлениям. Эти направ-
ления следующие:

1. Исследование характеристик различных примес-
ных центров в полупроводниковых соединениях типа

сульфида кадмия и выяснение их влияния на свойства

этих соединений;

2. Изучение механизма фотопроводимости сульфида
кадмия и взаимосвязи люминесценции и фотопроводи-
мости этого соединения. Исследование фотоэлектронной
эмиссии с кристаллов полупроводников;
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3. Исследование влияния высоких гидростатических

давлений на свойства кристаллов.

Работы в первом направлении начались с поисковых

исследований, с выяснения влияния самых различных

примесей на электропроводность и фоточувствитель-
ность сульфида кадмия. Особенно детально изучались

центры рекомбинации в сульфиде кадмия, ответствен-

ные за возникновение видимого и инфракрасного излу-
чения этих кристаллов. В результате работы, проведен-
ной сотрудниками сектора X. Руттас, А. Руутом и

Р. Каськ, была, в частности, выяснена природа центров
оранжевого и красного излучения в кристаллах суль-

фида кадмия.

Работа во втором направлении была начата с иссле-

дования свойств электрических контактов к кристаллам
сульфида кадмия. Сотрудниками сектора П. Лыуком и

Ю. Тенно были сопоставлены между собой различные
методики нанесения контактов и выяснены, какие из них

дают наиболее омичные контакты, не препятствующие
прохождению тока. Исследована была также зависи-

мость свойств контактов от освещения, что особенно
важно с точки зрения их использования в фотоэлектри-
ческих приборах.

К данным работам примыкают и работы аспиранта

сектора А. Розенталя по .исследованию токов, ограни-
ченных объемным зарядом, в кристаллах сульфида кад-

мия, выполненные им в Физико-техническом институте
АН СССР под руководством Л. Парицкого. В них ис-

следовано влияние перезарядки центров и связанных с

ней изменений подвижности и электрической проницае-
мости вещества на токи, ограниченные объемным заря-
дом. Изучена также фотопроводимость в сильных элект-

рических полях.

Много внимания было уделено исследованию темпе-

ратурного тушения фотопроводимости и люминесценции,
явлений инфракрасного тушения, оптической вспышки и

термостимулированных токов в кристаллах сульфида
кадмия. В результате этой работы сотрудником сектора
А. Айдла были получены интересные данные о взаимо-

связи механизмов фотопроводимости и люминесценции.

В частности, были получены данные, свидетельствующие
о том, что свечение кристаллов сульфида кадмия может
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возникать при освобождении с соответствующих центров
захвата как электронов, так и дырок.

Фотоэлектронная эмиссия с монокристаллов арсе-
нида галлия была исследована сотрудником сектора
А. Каськом под руководством А. Арсеньевой-Гейль.
В результате было установлено, что освещение кристал-
лов длинноволновым светом может вызывать изменение

приповерхностного загиба энергетических зон, что в

свою очередь оказывает влияние на фотоэлектронную
эмиссию, возбуждаемую светом, соответствующим основ-

ной полосе поглощения кристалла.
Большие перспективы для исследования физических

свойств кристаллов открывает уже давно применяемый
в Институте метод всестороннего сжатия (третье направ-
ление). Этот метод позволяет изменять в некоторых

пределах величину постоянной решетки кристаллов, ко-

торая является важным параметром, определяющим его

энергетический спектр. Исследования в данном направ-
лении проводятся в Институте более десяти лет.

Впервые этот метод был использован в Институте
при исследовании локальных электронных возбуждений
в щелочногалоидных и некоторых других кристаллах

сотрудниками сектора Я. Кирсом и А. Лайсааром. В ре-
зультате был получен обширный фактический материал
о зависимости энергетического спектра ионов активатора
от величины межионных расстояний. Из полученных дан-

ных, в частности, следует, что простая энергетическая
схема, состоящая из двух уровней, непригодна для опи-

сания внутрицентровых процессов в щелочногалоидных

кристаллах, активированных ртутеподобными ионами.

Для некоторых из исследованных систем удалось сопо-

ставить экспериментально обнаруженные эффекты с тео-

ретически рассчитанными.

В дальнейшем метод всестороннего сжатия был ис-

пользован при исследовании примесных центров в суль-

фиде цинка, что позволило получить ценные данные о

природе некоторых из них. В последнее время сотруд-
никами сектора А. Нийлиском и А. Герстом было изу-
чено влияние давления на электропроводность целого

ряда полупроводниковых кристаллов. Эта работа позво-

лила выяснить причины температурной зависимости

ширины запрещенной зоны исследованных соединений.
А. Нийлиск совместно с сотрудницей Института физики
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АН Латвийской ССР И. Плявинь исследовал также

влияние давления на время существования возбужден-
ного состояния для ряда примесных центров в щелоч-

ногалоидных кристаллах, что явилось ценным вкладом

в спектроскопию этих соединений.
Работы по изучению влияния высоких гидростатиче-

ских давлений на свойства кристаллов предполагается
в будущем значительно расширить.

Наряду с проведением чисто научных исследований,

которые смогут дать вывод для практики лишь через
ряд лет, сектор физики полупроводников наладил связи

с республиканскими промышленными предприятиями.
Начиная с 1964 г. сектором ведутся в договорном по-

рядке исследования вопросов прикладного характера.
Для проведения этих исследований при секторе создана

соответствующая рабочая группа. Создается необходи-
мая технологическая база.

В текущей пятилетке ведущиеся сектором физики по-

лупроводников Института исследования будут продол-
жены. Тематика сектора будет сохранена, однако не-

сколько расширится круг объектов исследования, в пер-
вую очередь за счет уже упомянутого карбида кремния.
Значительно будут расширены экспериментальные воз-

можности сектора. Особое внимание будет уделено ис-

следованию свойств полупроводниковых кристаллов в

экстремальных условиях эксперимента (гелиевые темпе-

ратуры и сверхвысокие давления). Это позволит полу-
чить более обширную информацию о протекающих в

кристаллах электронных процессах.
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Научно-исследовательская и учебно-методическая
работа на кафедре теоретической физики

Тартуского государственного университета

П. Г. Кард

До Великой Отечественной войны научная работа
на кафедре теоретической физики велась под руковод-
ством профессора X. Перлитца в области структурного
анализа кристаллов. Война и оккупация нарушили ус-
пешное развитие этих исследований. В послевоенные

годы кафедру возглавил астрофизик академик АП
ЭССР А. Киппер. Первоначально научная работа ка-

федры велась в области квантовой механики, главным

образом в аспекте ее применения к решению астрофизи-
ческих проблем. В 1950 г. проф. А. Киппер перешел на

работу в систему Академии наук Эстонской ССР. Руко-
водство кафедрой взял на себя доцент, ныне академик

АН ЭССР X. Керес. Он положил начало новому направ-
лению научной работы на кафедре — изучению проблем
общей теории относительности. В настоящее время по

этой тематике работают два члена кафедры (и. о. до-

цента И. Пийр и старший преподаватель А. Коппель)
С 1960 г. X. Керес перешел на работу в Институт физики
и астрономии Академии наук ЭССР. Заведующим ка-

федрой стал доцент, ныне член-корр. АН ЭССР проф.
П. Кард. Он работает над некоторыми проблемами клас-

сической электродинамики и оптики (главным образом
в области теории тонких оптических пленок) и занима-

ется также философскими вопросами физики. Кроме
этих направлений, на кафедре теоретической физики ве-
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дется работа по теории циклических ускорителей (до-
цент Ю. Лембра), а также по теории квантованных по-

лей и элементарных частиц (и. о. доцента Р. Лиас, быв-

шие аспиранты Л. Пальги, Э. Таммет, Р. Сепп).
Наряду с научными исследованиями коллектив ка-

федры теоретической физики ведет также учебно-мето-
дическую работу. Преподаватели кафедры являются ав-

торами нескольких учебников и учебных пособий.

Приведенный обзор показывает, что тематика науч-
ных исследований на кафедре теоретической физики
Тартуского государственного университета отличается

значительным разнообразием. Рассмотрим более под-
робно отдельные направления исследовательской ра-
боты.

1. Общая теория относительности

Первые работы, выполненные на кафедре теоретиче-
ской физики по общей теории относительности, посвяще-

ны проблеме квантования гравитационного поля. В кан

дидатской диссертации Р. Лиас нелинейное гравитацион-
ное поле квантуется по методу представления взаимо-

действия, причем свободному полю соответствует линей-

ное приближение, а нелинейные члены описывают вза-

имодействие поля с самим собою. Для этого использу-
ется разложение всех характеристик нелинейного поля в

бесконечный ряд по степеням величины, характеризую-
щей отклонение метрики пространства —времени от эв-

клидовой. Р. Лиас показала, что применение этого мето-

да квантования с сохранением концепции гравитона тре-

бует определенной модификации классического (некван-
тового) лагранжиана гравитационного поля. Найден
общий вид этой модификации. В диссертации Р. Лиас

дан также общий рецепт вывода обобщенных дополни-

тельных условий для функции состояния в любом по-

рядке. Показано, что этот рецепт применим и в электро-
динамике для вывода условия Лоренца. Р. Лиас рас-
смотрела также взаимодействие нелинейного гравитаци-
онного поля со спинорным полем, использовав реперный
формализм с разложением в ряд величин, характери-
зующих реперы. Найдено общее выражение собствен-

ной энергии электрона во втором порядке.
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Дальнейшее развитие проблема квантования грави-

тационного поля получила в кандидатской диссертации
И. Пийра. И. Пийр использует тот же метод представ
ления взаимодействия с разложением в ряд. Основной

его задачей является изучение взаимодействия кванто-

ванных гравитационного и электромагнитного полей.

Вычислены сечения нескольких процессов: рассеяния
света в статическом гравитационном поле, рассеяния
света на свете (посредством виртуальных гравитонов),
превращения пары фотонов в пару гравитонов, излуче-
ния фотоном гравитона во внешнем гравитационном
поле. Последний процесс должен привести к красном)
смещению в спектрах далеких галактик; остается, од-

нако, неясным, какова относительная роль этого эффек-
та в наблюдаемом красном смещении.

Несмотря на актуальность проблемы квантования

гравитационного поля, в последующей работе в обла-

сти общей теории относительности кафедра отошла от

этой проблемы. В этом сыграла свою роль, по-видимому,

трудность получения новых результатов (вся эта проб-
лема по праву считается одной из труднейших и до сих

пор полностью не решена). Работы, выполненные на ка-

федре в последнее десятилетие, связаны с классической
общей теорией относительности. Основной проблемой яв-

ляется исследование точных решений уравнений Эйн-

штейна. В двух статьях И. Пийра разработаны некото-

рые новые решения, обобщающие известные ранее ре-
шения. В частном случае аксиальной симметрии под-

робное исследование проведено А. Коппелем. Он нашел

несколько новых точных решений, зависящих от двух

переменных. Используя сформулированный X. Кересом
принцип соответствия, А. Коппель нашел также пре-
дельные ньютоновы формы новых решений, что позво-

лило дать им физическое истолкование.

2. Теория тонкослойных оптических пленок

Теория тонкослойных оптических пленок находилась

в центре внимания нынешнего заведующего кафедрой
доцента П. Карда в течение последних десяти лет. Ин-

терференционные пленки широко применяются в опти-

ческом приборостроении, и их значение все время воз-



52

растает. Проблема расчета и синтеза пленок представ-
ляет собой, вообще говоря, довольно громоздкую за-

дачу. Теоретической основой всех решений в этой обла-

сти является классическая электродинамика и электро-
магнитная теория света. В работах П. Карда расчетные

методы пленок получили значительное усовершенство-
вание. Особенно большое упрощение достигнуто благо-

даря обобщению оптического принципа обратимости и

введению понятия сопряженной пленки. Эти результаты
имеют также немалый принципиальный интерес. Обоб-
щенный электродинамический принцип обратимости ут-

верждает обратимость любых электродинамических

процессов, независимо от наличия поглощающих сред.
Для обращения любого данного процесса требуется
лишь заменить положительно-поглощающие среды отри-

цательно-поглощающими, и наоборот. С помощью собст-

венного принципа обратимости П. Кардом доказано не-

сколько общих теорем.

В работах П. Карда дано также решение ряда конк-

ретных задач по синтезу пленок. Подобные задачи в

теории пленок обычно наиболее трудные. В частности,

П. Кардом найдены новые решения задачи синтеза про-

светляющих и светоделительных пленок, узкополосных
светофильтров, интерференционных поляризаторов и не-

симметричных зеркал.

3. Теория циклических ускорителей

Теория циклических ускорителей разрабатывалась в

течение последних десяти лет доцентом Ю. Лембра. Все
его работы в этой области можно сгруппировать в два

цикла. Первый цикл работ посвящен теории вывода

пучка частиц из фазотрона с азимутальной вариацией
магнитного поля. В этой теории Ю. Лембра использует
матричный метод решения уравнения бетатронных коле-

баний в сочетании с методом огибающей. Рассмотрен
конкретный пример вывода пучка из секторного цикло-

трона, работающего в фазотронном режиме. Эти ра-
боты Ю. Лембра легли в основу его кандидатской дис-

сертации.

Второй цикл работ охватывает вопросы фокусировки
частиц в ускорителях, в которых они движутся в перио-
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дических магнитных системах. В основу этих работ по-

ложен предложенный автором матричный метод вычис-

ления огибающей траектории частиц. Показано, каким

образом с помощью этого метода можно упростить вы-

числение огибающей в рейстреке, силыюфокусирующем
ускорителе и в секторном циклотроне.

4. Квантовая механика и теория элементарных частиц

В области квантовой механики и теории элементар-
ных частиц на кафедре теоретической физики первые

работы были выполнены П. Кардом в 1949—1954 гг.

В дальнейшем этими проблемами занимались и. о. до-

цента Р. Лиас и несколько аспирантов. Заслуживает
упоминания кандидатская диссертация Л. Налги, посвя-

щенная анализу гипотезы промежуточного бозона в про-
цессах слабого взаимодействия. Расчеты Л. Палги, про-

веденные для процессов мю-захвата, показали, что по-

правки, обусловленные промежуточным бозоном, умень-
шают расхождение между экспериментальными и тео-

ретическими данными. Таким образом, эта гипотеза по-

лучила некоторое новое теоретическое обоснование.

5. Философские вопросы физики

Философские вопросы физики занимали заметное

место в тематике научной работы кафедры теоретиче-
ской физики уже в первые послевоенные годы. Работа
по этой тематике продолжается и до сих пор. Хотя

удельный вес этой работы по сравнению с другими на-

правлениями был невелик, она постоянно оставалась в

центре внимания кафедры. Главное место в этих иссле-

дованиях занимал вопрос о философской интерпретации
теории относительности. Как известно, в послевоенное

время вплоть до середины пятидесятых годов, распрост-
ранение получили нападки на теорию относительности,

которую обвиняли в идеализме. Авторы этих нападок

предлагали создать вместо теории относительности но-

вую, якобы материалистическую «теорию быстрых дви-

жений». В ходе возникшей дискуссии П. Кардом была

опубликована статья, в которой доказывалась не-
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состоятельность этих претензий. Другая статья была

написана по поводу попытки венгерского академика

Л. Яноши ввести вместо принципа относительности в

качестве основного принципа теории относительности

так называемый принцип Лоренца.
На кафедре работа велась также в области интер-

претации квантовой механики и по философским проб-
лемам физики элементарных частиц.

6. Учебные пособия и учебно-методическая работа

Начиная с 1960 г. членами кафедры теоретической
физики выпущено несколько учебников и учебных посо-

бий, отпечатанных на ротапринте. Наибольшую актив-

ность проявил в этом и. о. доцента И. Пийр, который
написал учебник по методам математической физики на

русском языке и серию учебников по термодинамике и

статистической физике на эстонском языке.

Старший преподаватель А. Коппель. начиная с

1962 г., неоднократно выступал в печати по вопросам

методики преподавания физики в средней школе. Конк-
ретные предложения А. Коппеля направлены на модер-
низацию курса школьной физики. Им были проведены
также соответствующие педагогические эксперименты
по введению элементов современной физики в школьное

преподавание (проблема реальности поля, основные по-

нятия теории относительности и квантовой теории)
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Научно-исследовательская и учебно-методическая
работа на кафедрах общей физики

и экспериментальной физики
Тартуского государственного университета

К.-С. к. Ребане

Экспериментальная физика в Тартуском университете
получила развитие в основном после войны. До 1940 г.

в Физическом институте университета были проведены

отдельные исследования по рентгеноструктурному изу-
чению твердых тел, выполненные проф. X. Перлитцем,
В. Коэрном и их сотрудниками. Исследования по этой

проблеме продолжались также во время войны.

Проводимая на кафедре общей физики до войны

проф. И. Вилипом интенсивная работа по сейсмологии

прекратилась с его уходом на пенсию в 1940 году.
Дальнейшее развитие экспериментальной физики в

Тартуском государственном университете связано в ос-

новном с назначением академика АН ЭССР Ф. Д. Кле-
мента ректором университета. Под его руководством в

университете началось исследование люминесценции

твердых тел. Это направление дало возможность возоб-

новить рентгеноструктурные исследования.

Почти одновременно с исследованиями по люминес-

ценции твердых тел во второй половине 50-х годов в

университете сложилось и другое направление в экспе-

риментальной физике — исследования в области элект-

ро- и аэроионизации. Это направление связано в основ-

ном с именем Я. Рейнета.
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1. Исследование структуры твердых теЛ

Рентгеноструктурные исследования, начатые в 50-х

годах, проводились параллельно с изучением люминес-

ценции. А. Паэ подробно изучил различные структур-
ные модификации фосфоров ЙН 4СI и МН

4Вг, активиро-
ванные Т1+ и 8п ++ . Им и Л. Уйбо были выяснены ос-

новные люминесцентные свойства этих кристаллофос-
форов. Позднее рентгеноструктурные исследования ох-

ватили и фосфоры типа 2пB. Было показано, что люми-

несцирующая система 2п8—СиАl82 образует непрерыв-
ный ряд смешанных кристаллов с кубической решеткой
в области до 60 мол.% СиАl8 2 и с тетрагональной ре-
шеткой при более высоких концентрациях СиАl8 2.

Методику структурных исследований усовершенство-
вал А. Хаав, который провел электронографические ис-

следования о влиянии газов на структуру сублимиро-
ванных слоев щелочногалоидных солей. Он показал, что

такие двойные соли, как КС1 —ТIСI (соли основного ве-

щества и соли активатора), перекристаллизуются в при-

сутствии исследований щелочногалоидных люминофоров,
в том числе рентгенографическое определение концент-

рации ионов Т1+
, расположенных в узлах решетки КСI.

Мегодика исследования структуры тонких пленок по-

лучила дальнейшее развитие в недавно начатых элект-

ронно-микроскопических исследованиях И. Тигане.

2. Исследование люминесцирующих кристалло-

фосфоров

Исследования люминесценции в Тартуском государ-
ственном университете проводились под непосредствен-
ным руководством Ф. Д. Клемента и его учеников.

Результатом исследований люминесцентных свойств

аммонийногалоидных фосфоров явилось выяснение ха-

рактера центров свечения в этих фосфорах. Особенный

интерес представляет установление влияния полиморф-
ного перехода (изменение координационного числа) не

До войны в Тартуском университете проводились

рентгеноструктурные исследования бинарных металли-

ческих систем, в том числе —Сс1 и Определя-
лись их структура и параметры решетки.
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только на центры свечения, но и на кинетику свечения и

характеристики центров захвата (А. Паэ).
Дальнейшие исследования в области щелочногалоид-

ных фосфоров также связаны с выяснением микрострук-
туры центров свечения и центров захвата.

Другим крупным направлением в исследовании лю-

минесценции кристаллофосфоров является изучение
фосфоров ХпB и смешанных кристаллов Хп8—СсlB.

Фотоэлектрические свойства этих веществ в течение

длительного периода исследовал У. Нымм с сотрудни-
ками. Исследовался знак и спектральные и темпера-

турные зависимости конденсаторного эффекта (фотоот-
вет). Данные изучения фотоэлектрической поляризации
позволили сделать вывод о несущественности дырочного
компонента стационарной фотопроводимости. Некоторую
новую информацию дало также параллельное изучение
У. Ныммом электрической поляризации и люминесцен-

ции. Исследования природы фотодиэлектрического эф-
фекта 2пB-фосфоров позволили утверждать, что в из-

ученных объектах этот эффект обусловлен фотопрово-
димостью.

Группа работ, выполненных К.-С. Ребане с сотруд-

никами, посвящена центрам захвата в 7пB-фосфорах.
Применением метода высвечивания световых сумм раз-

горания доказано присутствие в большой группе 2пB-

- трех групп уровней захвата, температура раз-

рушения которых находится близко к области темпера-

турного тушения или прямо в ней. Мелкие уровни в

2пB-фосфорах исследовались также путем измерения

спектров стимуляции в различных условиях.
Влияние физико-химических факторов на инфракрас-

Ф. Клементом совместно с Л. Лембра показана роль
изоструктур в преобразовании внутрикристаллических
полей около центра свечения.

Существенное методическое усовершенствование в

изучении микроструктуры центров захвата щелочнога-

лоидных фосфоров проведено в работах Ю. Халдре и

Л. Пунга. Применяя метод электронного парамагнит-
ного резонанса, они уже в первых работах уверенно

определили характер процессов, протекающих при раз-

рушении и образовании некоторых дырочных (С1 2 \

А^ 2+
,

ВгС1 _ ) и электронных центров окраски в

КС1—А§.
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ное тушение свечения 2пß-фосфоров исследуется

К--С. Ребане. Параллельно изучали инфракрасное ту-
шение фотопроводимости и люминесценции У. Нымм и

И. Раммо. С исследованием инфракрасного тушения

тесно связаны работы по кинетике стационарного све-

чения 2пß-фосфоров. Исследуя зависимости яркости
свечения от интенсивности возбуждения в широкой об-

ласти интенсивностей возбуждения, К.-С. Ребане уста-
новил две области линейности с различным выходом

свечения и дал феноменологическую теорию кинетики

стационарного свечения.

Последние исследования 2пB-фосфоров в Тартуском
государственном университете связаны с электролюми-
несценцией. К.-С. Ребане были выяснены основные за-

кономерности инфракрасного тушения электролюминес-

ценции, возбуждаемой различными импульсами напря-

жения, и изучено распределение поля в люминофоре во

время возбуждения. Исследования влияния коротких

дополнительных электрических импульсов на волны яр-
кости электролюминесценции позволили Л. Уйбо и

В. Васильченко высказать предположение о существен-
ной роли п —р—п-переходов в электролюминесценции.

В последнее время в университете интенсивно зани-

маются исследованием люминесценции сублиматлюми-
нофоров. Этот вид люминофоров был впервые получен
и изучен Ф. Клементом уже до войны. Потом эти иссле-

дования он продолжил совместно с сотрудниками в Ин-

ституте физики и астрономии АН ЭССР.

3. Исследование аэроионизации и электроаэрозолей

Исследования по ионизации атмосферы в Тарту были

начаты А. Миттом еще до войны и продолжены в 50-х

годах Я. Рейнетом, X. Марраном и П. Прюллером. Эти

работы привели Я. Рейнета к разработке новых изме-

рительных приборов: счетчиков, индикаторов и спектро-
метров аэроионизаторов. Одновременно с этим X. Там-
мет успешно развил теорию аспирационного метода из-

учения ионизационного воздуха и аэрозолей. Особое

внимание он уделил оценке возможных ошибок.

В начальный период работы по аэроионизации и

электроаэрозолям сводились в основном к исследованию
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аэроионов и конструированию новых аппаратов аэроио-

низации (коронный ионизатор, термоионизатор). Даль-
нейшие работы охватывали также электроаэрозоли, ме-

тоды их получения и применения. Я. Рейнетом были

сконструированы генераторы электроаэрозолей для ап-

паратов искусственного дыхания, П. Карком был раз-
работан новый метод получения электроаэрозолей ульт-

развуком.
Исследование аэроионизации и электроаэрозолей

развивается в Тартуском университете в тесном сотруд-
ничестве с медицинскими учреждениями. Эта сторона

хорошо отражена в ряде обзорных работ Я. Рейнета по

аэроионизации и аэрозолям. Под руководством
Э. Сийрде проведены работы, показавшие, что при ле-

чении отрицательно ионизированным воздухом разных
заболеваний получаются положительные результаты.

Установлено, что электроаэрозольное лечение в отноше-

нии как биологического действия, так и лечебного эф-
фекта более эффективно, чем аэрозольная терапия и

аэроионизация. В работах, выполненных под руковод-
ством Э. Раудама, показано, что применение ионизиро-
ванного кислорода обеспечивает успех в лечении как

нервных, так и многих других заболеваний.

4. Исследования по электронике.

Научное приборостроение

В течение длительного времени в университете под

руководством О. Сакса изучались возможности созда-

ния преобразователей постоянного тока с помощью

виброемкостного конденсатора. В итоге установлено су-

щественное влияние контактных потенциалов на свой-

ства таких преобразователей и в особенности на ста-

бильность их работы. Разработано несколько вариантов
компактных малогабаритных преобразователей, которые
успешно применяются в приборах для измерения сла-

бых токовав том числе и в счетчиках аэроионов.

Для развития исследований в области аэроиониза-

ции и электроаэрозолей разработано более 20 различ-
ных типов аэроионизаторов, аэрозольионизаторов, гид-

роионизаторов и счетчиков аэроионов и гидроионов.

Разработкой аппаратуры для медицинских исследо-

ваний занимался в течение длительного времени В. Реэ-
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бен. Им разработан и усовершенствован прибор для не-

прерывной и непрямой регистрации давления крови,
анализатор электрокардиограмм, быстродействующий
кардиотахометр и др. Под его руководством и с его уча-
стием разработан также ряд приборов для химических

и физических исследований, например, прибор для из-

мерения слабых световых потоков с помощью фото-
электронных умножителей, электронный потенциостат

для электрохимических исследований, автоматический

спектрограф на базе монохроматора УМ-2. Совместно

с О. Саксом группа сотрудников кафедры эксперимен-
тальной физики и экспериментальных мастерских уни-

верситета разработала тераомметр с радиоактивным ге-

нератором тока.

При конструировании и создании приборов для на-

учно-исследовательской работы сотрудники кафедр
тесно сотрудничали с инженерами экспериментальной
мастерской университета. Особенно активно и плодот-

ворно работали в этой области опытные инженеры
В. Кийс, П. Лоог и А. Яагосильд.

5. Создание учебных пособий и учебно-
методическая работа

Членами кафедр за период 1940—1965 гг. написано

и издано много учебников и учебных пособий. Доцент
Ю. Ланг составил учебники физики для средних школ,

которые широко использовались в школах во время
войны и после ее окончания.

Коллективом авторов написан двухтомный учебник
общей физики, широко используемый студентами нефи-
зических факультетов. Несколько изданий выдержал
подготовленный преподавателями университета сборник
работ физического практикума.

В последнее время на кафедрах общей и экспери-
ментальной физики издан ряд оригинальных учебных
пособий, отпечатанных на ротапринте. Так, недавно вы-

шли из печати сборник руководств для электрического
практикума и сборник задач по общей физике.

Кафедра экспериментальной физики подготовила ру-
ководство для рентгеновского практикума, ряд учебных
пособий для учащихся курсов повышения квалификации.
Начато издание текстов специальных курсов.
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Физика в Таллинском политехническом институте

Г. А. Мете

Таллинский технический институт был основан в

1936 г. Состав кафедры физики включал в то время

лектора — зав. кафедрой, двух ассистентов, лаборанта
и механика. Ко времени восстановления Советской вла-

сти в Эстонии в 1940 г. в основном были оборудованы
студенческие лаборатории, имелся комплект приборов
для лекционных демонстраций и небольшая мастерская.

Аппаратуры для исследовательской работы не было, за

исключением лишь нескольких точных электрических
измерительных приборов, комплекса насосов для полу-
чения высокого вакуума и электронного осциллографа.
Таким образом, до 1940 года на кафедре не было соз-

дано условий для проведения экспериментальной иссле-

довательской работы.
Г. Мете, проводивший исследования структуры сое-

динений типа А 2В 3, совершал эпизодические поездки в

Тарту, используя там для своих опытов аппаратуру фи-
зической лаборатории Тартуского университета.

С восстановлением Советской власти в Эстонии поло-

жение изменилось. В состав кафедры физики теперь

входили: профессор — заведующий кафедрой (А. Альт-

ма), три ассистента, три лаборанта и механик. Значи-

тельно возрос и набор студентов, увеличились также

средства, отпускаемые на оборудование. Однако реа-
лизации открывшихся новых возможностей помешала

начавшаяся война. Основной состав кафедры был моби-

лизован и работал в тылу.
Работа в Таллинском политехническом институте воз-
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обновилась осенью 1944 г. сразу после освобождения
Эстонии от фашистской оккупации. Состав кафедры фи-
зики несколько пополнился. Оборудование студенческих

лабораторий и мастерской более или менее уцелело и

трудностей с проведением учебной работы в этом отно-

шении не было.

Хуже обстояло дело с исследовательской работой.
Получить оборудование для проведения исследований
сразу же после войны не представлялось возможным, а

очень сильно возросшая учебная нагрузка и интенсив-

ная методическая работа (о которой подробнее будет
сказано ниже) сильно тормозили и те робкие попытки,

которые предпринимались работниками кафедры.
Проф. А. Альтма закончил свои исследования по

остаточному магнетизму, начатые во время войны в

Институте физики металлов Уральского филиала АН
СССР.'

Ассистент X. Ору, используя имевшийся электрон-
ный осциллограф, начал исследования процессов, про-

исходящих при разрыве тока в первичной цепи транс-
форматора, вторичная цепь которого питает катушку,
создающую остаточную намагниченность ферромагнит-
ного образца.

Доцент Г. Мете настраивает камертон и измеряет его

частоту абсолютным методом. Снимает кривые интен-

сивности поглощения красителей, изготовленных из про-

дуктов перегонки сланца. Пытается разработать метод

анализа фенолов, получаемых при перегонке горючих
сланцев, по спектрам поглощения в ультрафиолете.

В середине 1950 г. кафедра физики получила рент-
геновский аппарат УРС-70, а затем и необходимое обо-

рудование: компаратор, микрофотометр и камеры.
На этой установке Г. Мете проводит исследования

минералогического состава сланцевой золы. Исследова-
ние микронапряжений в металле рентгеновским мето-

дом остается основным направлением работ кафедры и

в настоящее время (Г. Мете, Л. Паккас, Р. Паккас,
У. Пильвре, Э. Рузалеп).

В 1963 г. на кафедре начато новое направление ис-

следований — физика полупроводников. Созданы две

группы, занимающиеся изучением физических свойств

высоколегированного хлором сульфида кадмия (изго-
товляемого химической лабораторией Института).



63

Кроме этих двух основных проблем, па кафедре ве

дутся работы и по ряду других тем.

Проф. А. Альтма исследует процессы, происходящие
при циркулярном намагничивании и последующей ре-

лаксации.

М. Кыйв, старший преподаватель, работал в области

теории элементарных частиц, старший преподаватель
И. Мейтре занимался вопросами релятивистской кван-

товой механики.

В связи с уходом в 1964 г. на пенсию заведующего
кафедрой А. Альтма и назначением на его место

В. Маазика тематика кафедры пополнилась еще одной
темой: были начаты исследования магнитного поля и

поля тяготения на территории республики.
Старший преподаватель М. Яагус занимается раз-

работкой методики преподавания физики в специальных

средних школах.

Большие усилия кафедры были направлены на улуч-
шение учебного процесса. Был написан ряд конспектов

по физике как на эстонском, так и на русском языке.

В связи с увеличением объема курса физики были со-

ставлены учебные пособия на отдельные темы: полупро-

водники, кристаллическая решетка, атомная энергия,
ядерные силы и элементарные частицы, а также конс-

пекты для заочников на темы основного курса физики.
На кафедре ведутся работы по внедрению програм-

мированного обучения и машинного контроля знаний.

К 1965 г. состав кафедры увеличился в несколько раз
по сравнению с 1940 годом и включает в настоящее

время 32 человека.

Оглядываясь назад на проделанную за минувшие
25 лет работу, следует сказать, что это был период не-

прерывного развития и роста, в основном вширь. Про-
делана очень большая методическая работа. В области

научных исследований основные усилия кафедры были

направлены на подготовку кадров. Если кафедра и не

создала своей научной школы, то ей удалось вырастить
необходимые кадры.
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форе ЫаСl—Bп. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 30—61. (Со-
автор Вале Г.).

13. О декорировании микроструктуры щелочногалоидных кристал-
лов при распаде твердых растворов. Кристаллография, 9, 1964,
712 —717. (Соавтор Эланго А.).

14. Люминесценция и окрашиваемость нитевидных щелочногалоид-

ных кристаллов. Изв. АН СССР, сер. физ., 29. 1965, 401—403.

(Соавторы Вале Г., Эланго А.).
15. Электронные процессы в щелочногалоидных усах. Тр. ИФА АН

ЭССР. № 30, 1964. 3—16. (Соавторы Вале Г., Лущик Ч.,
Эланго А.).

16. О природе основных центров люминесценции в кристаллофос-
форе КСI—ТI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 16-27. (Соав-
торы Маароос А.. Хаав А.).

Денис Виктор Павлович

Р. в г. Пскове 26 марта 1938. В 1961 окончил ТГУ. В 1961 —

1963 мл. науч, сотр., в 1963—1966 аспирант и с 1966 главный

инженер сектора ионных кристаллов ИФА АН ЭССР.



68

1. Электростимулированная люминесценция активированных ион

ных кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 229 —231.
2. Электростимулированная люминесценция щелочногалондных

монокристаллов, активированных ртутеподобными ионами. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 142—159.

3. О знаке рекомбинационной люминесценции ионных кристаллов

с тонким активированным слоем. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26,
1964, 160—166.

4. Экспериментальное разделение бестоковых и токопроводящих

элементарных возбуждений в ионных кристаллах. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 26, 1964, 219—222. (Соавтор Лущик Ч.).
5. Влияние электрического поля на фотолюминесценцию моно-

кристалла КЗ—Тl, возбуждаемую при междузонных переходах
Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 223—225.

6. Электростимулированная люминесценция активированных ион-

ных кристаллов. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 486—489.
7. Влияние электрического поля на фотолюминесценцию ионных

кристаллов. ФТТ, 8, 1966, 1479—1482.
8. Электронные возбуждения ионных кристаллов и явления фото

и катодо-радиолюминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 34,
1966, 89—114. (Соавторы Лущик Ч., Ильмас Э., Кинк Р„
Лийдья Г., Соовик Т., Эксина Т., Яэк И.).

9. О влиянии электрического поля на фотолюминесценцию щелоч-

ногалоидных кристаллофосфоров, возбуждаемого вакуумной
ультрафиолетовой радиацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 34, 1966,
168—170.

Егорова Людмила Семеновна

Р. в г. Боровичи Новгородской обл. 30 июня 1937. В 1961

окончила ТГУ. В 1960—1962 работала на Тартуском приборо-
строительном заводе. С 1962 мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР

1. Спектральные характеристики сублиматфосфоров СеНаl—РЬ

Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 72—83. (Соавтор Малы

шева А.).

Завт Григорий Самуилович

Р. в г. Бобруйске БССР 23 декабря 1938. В 1961 окончил ТГУ.

В 1961 —1964 аспирант ИФА АН ЭССР, в 1964—1967 мл. науч

сотр. ИФА. С 1967 ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР.
1. О выполнимости приближения Кондона для центра люминес-

ценции. Опт. и спектр., 13, 1962, 229—234. (Соавтор Кристо-
фель Н.).

2. Приближение Кондона и оптические свойства примесных цент-

ров. ФТТ, 5, 1963, 1279—1286. (Соавтор Кристофель Н.).
3. К теории колебательных спектров И-центров. ФТТ, 5, 1963.

1086—1089.
4. Локальные колебания в ионных кристаллах с изотопическим

дефектом. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 3—B. (Соавтор
Кристофель Н.).

5. О влиянии дипольного взаимодействия на локальные колеба-

ния в ионных кристаллах. Тр. ИФА ЛН ЭССР, № 23, 1963,
218—221.
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6. Об искажении дефектами зонных колебаний кристалла. ФТТ,
5, 1663, 1946—1957.

14. Динамика неидеальных кристаллов и квазимолекулярная мо-

дель колебаний примесного центра. Опт. и спектр., 20, 1966,
669—762. (Соавтор Крнстофель Н.).

15. К теории ширины инфракрасных полос поглощения И-центров.
ФТТ, 7, 1965, 2445—2449. (Соавторы Кристофель Н., Хижня-

ков В.).
16. Условия возникновения и пространственное затухание локаль-

ных колебаний в двухатомной кубической решетке с примесью.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 107—110.

17. Теория колебаний неидеальных кристаллических решеток. Учеб-

ное пособие. ТГУ. Тарту, 1965.

18. Искажение зонных колебаний кристаллов типа ЫаСl однова-

лентными примесями. ФТТ, 8, 1966, 2271—2279. (Соавтор
Кристофель Н.).

19. ЬаШсе Вупапнса! Азрес!з о1 IЬе УНогошс ТгапзШопз 1п

Iтрипlу Сепlегз. IпlегпаНопаl Зутрозшт оп Соlог Сепlегз 1п
АlкаН НаНОез, НгЬапа, ИBА, 1965, ТЬезlз, 88. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 32, 1966, 86—96. (Соавтор Кристофель Н.).
20. Колебательная нестабильность примесных центров и несиммет-

ричное искажение решетки. ФТТ, 9, 1967, 1582—1589. (Соавтор
Кристофель Н.).

7. Е1”цге Рга&еп бег Тйеопе гоп Зсйидпццпдеп 1п РгетсНопепепЬ

ЬаИепбеп 1опепкп81а11еп. 3. РИуз. Скет. ЗоПбз, 8ирр1. 1, 1964,
549—557. (Соавтор Кристофель Н.).

8. К интерпретации электронно-колебательных переходов в при-

месях на основе динамической теории неидеальных решеток.
Опт. н спектр., 16. 1964, 256—259. (Соавтор Кристофель Н.).

9. Дебаевское приближение в теории колебаний решетки с де-

фектом. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27, 1964, 69—84.

10. Модификация дефектами зонных колебаний в двухатомной
цепочке. ФТТ, 6, 1964, 3201 —3205. (Соавтор Тюрксон Э.).

11. Влияние дефектов на колебания решетки ионных кристаллов.

Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 371—372.
12. К теории теплопроводимости диэлектриков при низких темпе-

ратурах. Случай производного взаимодействия фононов с де-

фектами. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 95 —106.

13. Теория колебаний ионных кристаллов типа ИаС1 с примесями
Локальные колебания. ФТТ, 7, 1965, 2109 —2119.

1.

2.

3.

Зазубович Светлана Георгиевна
Р. в Таллине 27 февраля 1939. В 1960 окончила ТГУ. Канд,

физ.-мат. наук с 1966. В 1960—1961 ст. механик и в 1961 —

1962 мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР. В 1962—1965 аспирант
и с 1965 мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР.
Спектроскопия примесных центров в щелочногалоидных кри-
сталлах, активированных благородными ионами. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 12, 1960, 267—270. (Соавтор Лущик Н.).
Поляризованная люминесценция фосфора. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 14, 1961, 292 —293. (Соавторы Лущик Н., Лущик Ч.).
Спектроскопия центров люминесценции ионных кристаллов,
активированных благородными ионами Си+, Аи+. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 14, 1961, 141 —167. ■ (Соавтор Лущик Н.).
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4. Поляризационные характеристики некоторых щелочногалоид-
ных кристаллофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 38—
49. (Соавторы Лущик Ч., Гиндина Р„ Лущик Н.).

5. Щелочногалоидные фосфоры, активированные висмутом и

сурьмой. Тр. ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 50—66. (Соавтор
Лущик Н.).

6. Ртутеподобные центры люминесценции в ионных кристаллах.
Физика щелочногалоидных кристаллов. Труды II Всесоюзного

Совещания. Рига, 1962, 102—115. (Соавторы Лущик Ч., Лу-
щик Н., Мууга И.).

7. Спектры центров люминесценции монокристаллов, активирован-
ных изоэлектронными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14.
1961, 283—285. (Соавтор Лущик Н.).

8. Поляризованная люминесценция ртутеподобных центров в куби-
ческих кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 3. (Со-
авторы Лущик Ч., Лущик Н ).

9. Электронно-колебательные процессы и поляризованная люми-

несценция ртутеподобных центров в кубических кристаллах.
Изв. АН СССР, сер. физ., 27, 1963, 656. (Соавторы Лущик Ч..
Лущик Н.).

10. Оптическая структура центров люминесценции в ионных кри-
сталлах, активированных ртутеподобными ионами. Опт. и

спектр., 15. 1963, 3. (Соавторы Лущик Ч., Лущик Н).
11. Поляризованная люминесценция ртутеподобных центров в» ку-

бических кристаллах. 11. Тр. ИФА АН ЭССР. № 23, 1963.

38—59.

12. Поляризованная люминесценция ртутеподобных центров в фос-
форах КСl—кл—Тl и КВг—КЗ—ТI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26.

1964, 38—49. (Соавтор Соовик X.).
13. Поляризованная люминесценция ртутеподобных центров в ку-

бических кристаллах. 111. Тр. ИФА АН ЭССР, № 28, 1964

20—33.

14. Спектроскопия центров люминесценции щелочногалоидных фос-
форов, активированных благородными ионами. 11. Тр. ИФА
АН ЭССР. № 30, 1964, 27. (Соавтор Лущик Н.).

15. Оптическая структура центров люминесценции в активирован-
ных ионных кристаллах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965,
373—379. (Соавторы Лийдья Г., Лущик Н„ Лущик Ч.).

16. Поляризованная люминесценция ртутеподобных центров в ку-
бических кристаллах. IV. Тр. ИФА АН ЭССР. № 31. 1966,
190—209. (Соавтор Кукетаев Т.).

17. Спектры излучения кристаллов КС! —1п и КС! Bп. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 31, 1966, 268—270.

18. Поляризованная люминесценция щелочногалоидных кристаллов,
активированных одновалентными ртутеподобными ионами. Тр
ИФА АН ЭССР, № 34, 1966, 171 — 174.

19. Об ориентации элементарных излучателей ртутеподобных цент-

ров в щелочногалоидных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР.
№ 34, 1966. 174—177.

Ильмас Эмиль Рудольфович

Р. в Таллине 1 июня 1931. Окончил ЛГУ в 1954. Канд. физ.
мат. наук с 1966. Работал в Таллинском пединституте 1954-
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1960. В 1960—1964 мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР, с 1964 сг.

инженер-конструктор и с 1966 ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР.
1. Некоторые фотофизические процессы в фосфоре СдВгг—РЬ. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 83-96.
2. Катионные экситоны в ионных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР.

№ 23, 1963, 221—223. (Соавторы Лущик Ч., Лийдья Г.,
Кинк Р.).

3. Спектры поглощения галоидных солей свинца в области от 2

до 9,5 эв. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964. 112—120. (Соавторы
Малышева А., Лийдья Г., Кинк Р.).

4. Фотонное умножение — элементарный акт сцинтилляционного

процесса. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 213—215. (Соавторы
Лущик Ч„ Лийдья Г.).

5. Явление фотонного умножения в фосфоре 2пB—Мп. Тр. ИФА
АН ЭССР. № 30, 1964, 93-96.

6. Взаимные превращения электронных возбуждений в ионных

кристаллах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 27—35. (Со-
авторы Лущик Ч„ Лийдья Г., Кинк Р.).

7. Фотонное умножение в кристаллах. 1. Спектры возбуждения
люминесценции ионных кристаллов в области от 4 до 21 эь.

Опт. и спектр., 18, 1965, 453—460. (Соавторы Лущик Ч.,
Лийдья Г.).

8. Фотонное умножение в кристаллах. 11. Механизмы фотонного
умножения. Опт. и спектр., 18, 1965, 631 —636. (Соавторы Лу-
щик Ч., Лийдья Г.).

9. Размножение электронных возбуждений и создание радиацион-

ных дефектов в ионных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР. № 31,
1966, 84—100. (Соавторы Лущик Ч., Роозе Н.).

10. Фотонное умножение в кристаллофосфорах разных классов

Тр. ИФА АН ЭССР, № 31, 1966, 101 — 120. (Соавтор Сави-

хина Т.).
11. Исследование роли различных электронных возбуждений при

генерации радиационных дефектов в ионных кристаллах. Опт.

и спектр., 21, 1966, 681 —688. (Соавторы Лущик Ч., Вале Г.

Роозе Н., Эланго А., Эланго М.).
12. Размножение электронных возбуждений в ионных кристаллах.

Изв. АН СССР, сер. физ., 30, 1966, 654—660. (Соавтор Лу-
щик Ч.).

13. Электронные возбуждения ионных кристаллов и явления фото-,
катодо- и радиолюминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 34,
1966, 89 —114. (Соавторы Лущик Ч., Денкс В., Кинк Р.,
Лийдья Г., Соовик Т., Трофимова Т„ Яэк И.).

14. Фотонное умножение в кристаллах и явление радиолюминес-
ценции. Радиационная физика. IV. Ионные кристаллы. Рига.

1966, 71—83. (Соавторы Лийдья Г., Лущик Ч., Соовик Т.).

Йыги Худо Рудольф-Вольдемарович

Р. в Эстонии, в волости йыгева Тартуского уезда 27 февраля
1936. В 1959 окончил ТГУ. В 1959—1961 работал в ИФА АП
ЭССР механиком, ст. механиком, ст. инженером, мл. науч,
сотр. В 1961 —1964 аспирант. С 1964 мл. науч. сотр. ИФА АН

ЭССР.
1. Получение и исследование сублиматфосфоров на основе суль-
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фида цинка. Тр. ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 105—119. (Со-
автор Малышева А.).

2. О методике и результатах сопоставления величин адгезии и

когезии некоторых сублимированных слоев. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 30, 1964, 57—67.

Калдер Кайдо Арведович

Р. в Таллине 5 сентября 1938. В 1961 окончил ТГУ. В 1962—

1964 работал мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР. Аспирант ИФА
АН ЭССР с 1964.

1. Фотолюминесценция 2пB- и 2пBСи-сублиматфосфоров. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 68—77. (Соавтор Малышева А.).

Калдер Хелью Яановна

Р. в уезде Вырумаа 14 декабря 1938. В 1962 окончила ТГУ.

С 1962 работает в ТГУ ст. лаборантом и стажером.
1. Зависимость инфракрасного тушения от температуры прокалки

люминофора. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 194—202. (Со-
автор Ребане К.-С).

Кард Пауль Георгиевич

Р. в Крымской обл. Краснодарского края 15 декабря 1914.
Окончил ТГУ в 1945. Канд. физ.-мат. наук с 1949, д-р физ.-
мат. наук с 1965, доцент с 1955, проф. с 1966. Работает в ТГУ
с 1946. С 1960 заведует кафедрой теоретической физики. Чл,-

корр. АН ЭССР с 1961.
1. Водородоподобный атом в квантованном пространстве (нере-

лятивистская теория), ЖЭТФ, 20, 1950, 1144—1145.
2. К вопросу о спектре масс элементарных частиц. ЖЭТФ, 27,

1954, 259—260.
3. Графический метод расчета многослойных покрытий. ДАН

СССР, 108, 1956, 60—63.

4. Аналитическая теория оптических свойств многослойных ди-

электрических покрытий. Опт. и спектр., 2, 1957, 236—244.

5. Теория просветляющих многослойных покрытий. Опт. и спектр.,
2, 1957, 245—253.

6. Теория двухкомпонентных многослойных диэлектрических покры-
тий. Тр. ИФА АН ЭССР, № 5, 1957, 54—71.

7. Аналитическая теория многослойных диэлектрических покрытий.
Физ. сб. Львовского госуниверситета, вып. 3(8), 1957, 350—352.

8. Теория семислойного интерференционного светофильтра, исполь-

зующего полное отражение и свободного от дублетной струк-

туры полосы пропускания. Изв. АН ЭССР, сер. техн, и физ.-
мат. наук, 6, 1957, 344—350.

9. Теория улучшенного интерференционного светофильтра с пол-

ным отражением. Опт. и спектр., 4, 1958, 643—650.
10. К теории оптических свойств многослойных покрытий. Уч. зап.

ТГУ, № 62, 1958, 169—179.
11. К теории отражения и пропускания света тонким металличе-

ским слоем. Изв. АН ЭССР, сер. техн, и физ.-мат. наук, 7,
1958, 283—289.
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12. Об устранении дублетной структуры полосы пропускания свето-

фильтра с полным отражением. Опт. и спектр., 6, 1959, 389—

393.

17. О теории относительности. Вопросы философии № 5, 1952,
240—247.

13. 0 влиянии тонких пленок на полное отражение. Опт. и спектр.,
6, 1959, 533—536.

14. Ор1Шзе 1еоопа. Ьообиз ]’а Ма(етааНка, № 1,
Таг1и, 1959, 67—85.

15. Метод варьирования толщин слоев просветляющего оптического

покрытия. Уч. зап. ТГУ, № 74, 1959, 56—74.
16. Теория ахроматических многослойных интерференционных по-

ляризаторов. Изв. АН ЭССР, сер. техн, и физ.-мат. наук, 9,
1960, 26—32.

18. Новые рекуррентные формулы в теории многослойных оптиче-

ских покрытий. Опт. и спектр., 9, 1960, 95—100.
19. Теория просветления металлических покрытий. Опт. и спектр.,

9, 1960, 248—252.
20. Основы теории синтеза просветленных поглощающих покрытий.

Опт. и спектр., 9, 1960, 386—393.
21. К теории поглощающих оптических покрытий. Изв. АН ЭССР,

сер. физ.-мат. и техн, наук, 9, 1960, 250 —256.
22. КеШМзШки козтШзе гакеН 1еоог1а. Ьоодиз ]а Ма1етаа11ка,

№ 2, ТаШпп, 1960, 27—49.
23. МИтекШШзШ орШ1з!е ка!е!е 1еоопа рбкЦоот. Ьообиз ]'а Ма-

(етааНка, № 2, ТаШпп, 1960, 77—101.
24. Рййз1каПз1е зиигиз1е геаа1зизе ргоЫеегт а1из-

1ез1. Уч. зап. ТГУ, № 89, 1960, 77—88.
25. Теория многослойных несимметричных отражателей. Опт. и

спектр., 10, 1961, 384—389.

Оптический принцип обратимости и его применение в теории26.

тонкослойных покрытий. Опт. и спектр., 11, 1961, 237—241.
27. Оп зоте сазез о! Шт Шт тШНегепсе. ОрНса Ас1а,

8, 1961, 185—197. (Соавтор 2. КтШ).
28. Еще раз о формулах А. Вашичека. Изв АН ЭССР, сер. физ.-

мат. и техн, наук, 10, 1961, 340—344.

29. Некоторые свойства поглощающих оптических покрытий. Изв.
АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 11, 1962, 10—15.

30. Теория просветленного светофильтра типа Фабри—Перо. Изв.
АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 11, 1962, 159—166.

31. Об ошибках, возникающих в толщинах слоев в процессе изго-

товления многослойного покрытия. Оптико-механическая про-
мышленность, № 7, 1962, 22—26. (Соавтор Валеев А.).

32. Новые формулы для расчета многослойных пленок. Опт. и

спектр., 14, 1963, 234—239.

33. Теория Эйнштейна и теория Лоренца. Вопросы философии,
№ 1, 1963, 79—89.

34. О синтезе ахроматических диэлектрических интерференцион-
ных светоделителей. Изв. АН ЭССР, сер. Физ.-мат. и техн,

наук, 12, 1963, 3—12.

35. Ахроматизм просветления или антипросветления поглощающих

пленок. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 12, 1963,
115—122.
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36. КшетааННзед е!’ек!l<l Bреlзlааlзез геlаШузизlеоогlаB. Ьообиз ]а
Маlетааllка. № 3, Таг!и, 1963, 20—35.

37. К теории несимметричных зеркал. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-
мат. и техн, наук, 12, 1963, 359—368.

38. О проблеме синтеза многослойных диэлектрических пленок.

Опт. и спектр., 16, 1964, 914—916.

39. Теория узкополосного отражательного интерференционного све-

тофильтра. Опт. и спектр., 18, 1965, 684—689.

40. Квадратичные величины, характеризующие многослойную опти-

Кару Гуннар-Раймонд Иоханович

Р. в Тарту 2 августа 1930. В 1956 окончил Таллинский педаго-

гический институт. В 1956—1962 работал в средней школе

г. Пыльтсамаа. В 1962—1965 — аспирант Ленинградского педа-

гогического института им. А. И. Герцена. С 1965 ст. препода-
ватель ТГУ.

1 Еlекlго!еЬтка ргакИкшп кезккооНз. ЕезИ РикПк К!г]‘аз!из,
ТаШпп, 1961, 118 Iк.

Каск Анте Арнольдович

ческую пленку, и квадратичные соотношения между ними

1 Зутрозшт 1п1егкатега, РгаИа, 1963. Сборник
320—328.

1964—1965.

41. ЕГеИгобйпааггпка ]а 8ре181аа1зе ге1аШу8и81еоог1а

ко§и, ТРС го1арг1п1, Таг1и, 1961, 79 1к.
КуапШаИзЕка, ТРО гоТарпп!, Таг1и, 1964. 192 1к.

й1е8аппе1е

42.

Карк Виктор Янович

Р. в Таллине 20 сентября 1921. В 1950 окончил ТПИ. С 1950

ст. преподаватель ТГУ.
1. Комплексное исследование центров захвата в щелочногалоид-

ных кристаллофосфорах с двухвалентными примесями. Тр. ИФ А
АН ЭССР, № 6, 1957, 82—125. (Соавтор Заитов Ф.).

2. Исследование центров захвата и релаксационных процессов в

щелочногалоидных кристаллофосфорах. Материалы V Совеща-
ния по люминесценции. Тарту, 1957, 75—92. (Соавторы Лу-
щик Ч., Заитов Ф., Тейсс Л., Яэк И.).

3. О сенсибилизированной фосфоренции галоидных кристаллофос-
форов. Опт. и спектр., 8, 1960. 144—146. (Соавторы Лущик Ч..

Яэк И.).
4. oТ<lГййBlка ргакНкигт Iо6]иИепсИсl 3. Еlекlег. ТРО го!арппl.

Тагlи, 1962. 102 Iк. (КаазагОопб КПкзоп Е., Кисlи К., Когпе! V.

РгйПег Р., Татт Е., Татте! Н.).
5. ЕййBlка Йаг]и!иBйlезапбеl(l агзШеабизкоппа гауlзlота!оlоо2lа-

озакопбаде йllбрПазlеlе, ТРО гоlарпп!, Тагlи, 1962, 12 Iк. Уепе-

кееlпе уаl]ааппе 1962, 15 Iк.

6. ОкlГййBlка ргакНкшш 466]иЬепсИс1 4. ОрНка, ТРО гоlарпп!,
Тагlи, 1963, 31 Iк. (Каазац!опсl Когпе! V., Ьап» 3., Маггап Н

,

Рае А.).
7. Получение электроаэрозолей ультразвуковым распылением.

Труды по аэроионизации и электроаэрозолям. Тарту. 1963, 96 —

102. (Соавторы Пауксон Э., Рейнет Я.).
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Р. в Тарг\ 18 февраля 1936. В 1960 окончил ТГ\. В 1960—

1963 — аспирант ИФА АН ЭССР. С 1963 мл. науч сотр. ИФА
АН ЭССР.

1. Фотоэлектронная эмиссия с СаАB р-типа. ФТТ, 7. 1965, 1187—
1192. (Соавтор Арсеньева-Гейль А.)

Керес Харальд Петрович

Р. в г. Пярну 12 ноября 1912. В 1936 окончил Тартуский уни-
верситет. Доктор физ.-мат. наук с 1949, профессор, академик

АН ЭССР с 1961. Работал в ТГУ зав. кафедрой теоретической
физики, проректором по научной части. С 1960 зав. сектором

теоретической физики в ИФА АН ЭССР.
1. Верхняя и нижняя «интегральные кривые» в общем поле на-

правлений и их применение к доказательству теоремы Пеано.

Уч. зап. ТГУ, № 6, 1950, 32 стр.
2. Система аксиом геометрии пространства и времени. Публ. Тар-

туской астроном, обсерват., 32, 1952, 139—209.

3. О геометрическом методе определения поверхности геоида.

Публ. Тартуской астроном, обсерват., 32, 1954, 463—478.

4. Некоторые вопросы общей теории относительности. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 5, 1957, 3—ll.

10. Обобщенные инерциальные системы в ньютоновской и обще-
релятивистской механиках. I теория Ньютона. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 20, 1963, 92—112.

11. Обобщенные инерциальные системы в ньютоновской и обще-
релятивистской механиках. II теория Эйнштейна. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 25, 1964, 3—36.

12. Принцип соответствия в общей теории относительности. ЖЭТФ,
46, 1964, 1741 — 1754.

13. Гравитационные поля неньютоновского типа. ЖЭТФ. 48. 1965.
1319—1327.

14. Единство инерции и гравитации. Философские проблемы тео-

рии тяготения Эйнштейна и релятивистской космологии. Киев
1965, 68—75.

15. Общее решение совместной системы уравнений Эйнштейна и

уравнений Ньютона. ЖЭТФ, 50, 1966, 493—506.

Кинк (Окк) Маргарита Федоровна

Р. в Ленинграде 22 августа 1940. В 1962 окончила ТГУ. С
1962 мл. науч, сотр., с 1966 аспирант ИФА АН ЭССР.

I. О спектрах рекомбинационной люминесценции кристаллов
КВг, активированных ртутеподобными ионами. Тр. ИФА АН

ЭССР. № 21. 1962, 96—117.

5. 0 понятии инерциальной системы в общей теории относитель-

ности. Тр. ИФА АН ЭССР, № 5, 1957, 12—25.
6. Теория инерциального поля в общей теории относительности.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 9, 1959, 3—42.

7. Ае§ ]а гиит. РоНШНзк ]а Теаби8а1аз1е 1еаНт1з1е
йЫп§и уа1]ааппе, № 10, 1959.

1есПагтнзе

8. АШетааНИзе Гййз1ка теекхНб, Таг1и, 1962, 544 1к.

9. О принципах эквивалентности и относительности. Тр.
ЭССР, № 22, 1963, 5—29.

ИФА АН
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2. Спектры рекомбинационной люминесценции кристаллов КСI,
. активированных ртутеподобными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР.

№ 23. 1963, 155—169. (Соавтор Яэк И.).
3. О фотостимулированной рекомбинационной люминесценции

активированных ЩГК. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965.
46—49.

4. О фотостимулированной люминесценции и электронной эмиссии

КСI—ТI. Изв. АН СССР, сер. физ., 30, 1966. 1451 — 1453. (Со-
автор Яэк И.).

Кинк Рейн Артурович

Р. в Тарту 16 июля 1938. В 1961 окончил ТГУ. В 1961 —1964
мл. науч, сотр., в 1964—1967 аспирант, с 1967 мл. науч. сотр.
ИФА АН ЭССР.

1966, 142—158.

12. Рекомбинационная люминесценция кристаллов КЗ —Т1 и КЗ—Iп.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 34, 1966, 145—160.

13. Фотолюминесценция активированных щелочных йодидов при
возбуждении основного вещества. Ргерпгйз. Iпlегп. СопГ оп

Гшптезсепсе, Внйарез!, 1966, С5, 98—103. (Соавтор Лийдья Г.).

1. Окрашивание смешанных щелочногалоидных кристаллов ультра-

фиолетовой радиацией и лучами Рентгена. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 15, 1961, 215—219. (Соавтор Лийдья Г.).

2. Нелинейные эффекты в фотолюминесценции КЗ —Т1, КЬЗ —Т1 и

ЫаЛ—Т1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 72—93. (Соавтор
Лийдья Г.).

3. Некоторые особенности фотолюминесценции N33—Т1 и МаЗ—1п.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 109—137. (Соавтор Лийдья Г.).
4. Влияние газов на рекомбинационную люминесценцию щелоч-

ногалоидных кристаллофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23,
1963, 226—231. (Соавтор Лийдья Г.).

5. Катионные экситоны в ионных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 23, 1963, 221—223. (Соавторы Ильмас Э., Лийдья Г., Лу-
щик Ч ).

6. Спектры поглощения галоидных солей свинца в области от 2

до 9,5 эв. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 112—119. (Соавторы
Ильмас Э., Лийдья Г., Малышева А.).

7. Концентрационная зависимость выхода фото- и радиолюми-

несценции кристаллофосфора КЗ—Т1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26.

1964, 216—218. (Соавторы Лийдья Г., Маароос А., Соовик Т.).
8. О зависимости эффективности экситонного и электроннодыроч-

ного механизмов передачи энергии в щелочногалоидных йоди-
дах от интенсивности возбуждения. Тр. ИФА АН ЭССР, № 28,
1964, 80—93. (Соавторы Горбачев Б., Лийдья Г.).

9. Взаимные превращения электронных возбуждений в ионных

кристаллах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 27 —35. (Со-
авторы Ильмас Э., Лийдья Г., Лущик Ч.).

10. Фотолюминесценция щелочных йодидов, активированных тал-

лием и индием. Ж. прикл. спектр., 3, 1965, 276—278. (Соавтор
Лийдья Г.).

11. Об электронно-дырочной компоненте радиолюминесценции ще-

лочногалоидных сцинтилляторов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31,
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Кире Яков Янович

Р. в Ростове-на-Дону 2 января 1927. Окончил ТГУ в 1953.

Канд, физ.-мат. наук с 1957, ст. науч. сотр. с 1963. Мя. науч,

сотр. ИФА АН ЭССР в 1956—1959, ст. науч. сотр. ИФА АН

ЭССР в 1959—1961, зав. сектором физики полупроводников с

1962.

1. Влияние всестороннего сжатия на спектры излучения некото-

рых кристаллофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 4, 1956,
108—122.

2. Полиморфный переход в фосфорах на основе йодистого аммо-

ния, активированных таллием и оловом. Тр. ИФА АН ЭССР.
№ 6, 1957, 178—192.

3. Влияние всестороннего сжатия на спектры излучения некото-

рых фосфоров. Изв. АН СССР, сер. физ., 21, 1957, 754—755.
4. Влияние высокого давления на спектры возбуждения и излу-

чения щелочногалоидных фосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10.
1958, 51—67. (Соавтор Лайсаар А.).

5. Влияние высокого давления на спектральные характеристики
некоторых кристаллофосфоров. Материалы VII Совещания по

люминесценции, Тарту, 1959, 59—65. (Соавтор Лайсаар А.).
6. Влияние высокого давления на спектры излучения и возбужде-

ния щелочногалоидных фосфоров, активированных европием.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 42—47. (Соавтор Лайсаар А.).

7. О влиянии всестороннего сжатия на спектральные характери-

стики фосфоров. Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961. 366—368.

(Соавтор Лайсаар А.).
8. О влиянии всестороннего сжатия на спектральные характери-

стики фосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 125 — 140.

9. Влияние гидростатического давления на спектры излучения

цинксульфидных фосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962,
23—35. (Соавтор Лайсаар А.).

10. О люминесценции щелочногалоидных фосфоров, активирован-

ных европием. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 36—50. (Со-
автор Нийлиск А.).

11. К вопросу о происхождении голубых полос излучения фосфо-
ров безактиваторного сульфида цинка. Тр. ИФА АН ЭССР.
№ 23, 1963, 61—66. (Соавтор Лайсаар А.).

12. Влияние высокого давления на фотопроводимость некотооых

полупроводников. ФТТ, 7, 1965, 931—933. (Соавторы Ний-
лиск А., Герст А.).

13. Термически и оптически стимулированные явления в монокри-
сталлах сульфида кадмия. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и

техн, наук, 15, 1966, 354—359. (Соавтор Айдла А.).

Клемент Федор Дмитриевич

Р. в Петербурге 12 июня 1903. В 1934 окончил ЛГУ. Степень

канд. физ.-мат. наук получил в 1943, степень д-ра физ.-мат.
наук в 1962. Ученое звание доцента присвоено в 1945, профес-
сора в 1951, звание академика АН ЭССР в 1951. Работал в

1931—1951 в ЛГУ науч, сотр., аспирантом, ученым секретарем,

начальником филиала НИФИ ЛГУ, доцентом, зав. лаборато-
рией. Начиная с 1951 ректор ТГУ, а с 1954 по 1960 по совме-
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стительству зав. сектором экспериментальной физики ИФА АН

ЭССР.
1. Флуоресценция кристаллов солей, поверхностно активированных

металлами. Уч. зап. ЛГУ, сер. физ., № 1, 1935, 73—89. Асlа
РЫзшосЫппсо 11К88. 1, 1935, 941 —960. (Соавтор Теренин А).

2. Влияние инфракрасных лучей на возбуждение свечения фос-
фора. ЖЭТФ, 10, 1940, 800 —807. (Соавтор Попок С.).

3. О новой разновидности щелочногалоидных фосфоров. ДАН
СССР, 46, 1945, 295—299. А Иеш Уапе(у о! АlкаН—НаПбе
РЬозрйогз, С. К. ГЩBB, 46. 1945, 270—275.

4. Некоторые исследования по люминесценции щелочногалоидных

фосфоров. Изв. АН СССР, сер. физ., 9, 1945, 411—415.
5. О некоторых основных закономерностях явлений фотолюми-

несценции в твердых телах. Вестник ЛГУ, № 4—5, 1946, 38—-52.
6. Влияние инфракрасных лучей на возбуждение свечения СаB—РЬ

фосфора. ЖЭТФ. 17, 1947, 915 —923. (Соавтор Попок С.).
7. Влияние кислорода на процессы диффузии при возникновении

щелочногалоидных фосфоров. ЖФХ, 21, 1947, 563—568.
8. О природе инфракрасного тушения в фосфорах. Изв. АН

СССР, сер. физ., 13. 1949, 141 — 148.
9. Люминесценция кристаллов. Записки Всесоюз. минерал, обще-

ства, № 2, 1949, 78.

10. Взаимная связь температурного и концентрационного тушения
некоторых кристаллофосфоров. ДАН АН СССР, 75, 1950, 181 —

184. (Соавторы Зеликин Я., Иванова Н.).
11. Творческое содружество науки и производства — могучий

рычаг технического прогресса. Вестник ЛГУ, № 6, 1950, 5—15.
12. О возможности и условиях холодного получения кристалло-

фосфоров и люминесцентном методе исследования диффузии в

твердой фазе. ЖФХ, 25, 1951, 869 —877. (Соавтор Иванова Н.)
13. Связь спектральных свойств и явлений тушения в кристалло-

фосфорах. Изв. АН СССР, сер. физ., 15, 1951, 651—659.
14. О сублимат-фосфорах на основе галоидных солей металлов

2-й группы. ДАН СССР, 96. 1954, 465—468.
15. О применении люминесценции в биологии и медицине. Здраво-

охранение Советской Эстонии, № 1, 1954, 9 —16.
16. О спектральных свойствах твердых растворов (активирован-

ных кристаллофосфоров). Тр. ИФА АН ЭССР, № 1, 1955, 3—43.
17. О природе спектров возбуждения некоторых кристаллофосфо

ров. Тр. ИФА АН ЭССР. № 1, 1955, 44—56. (Соавтор Малы-

шева А.).
18. О диффузии активатора в щелочногалоидных кристаллофос-

форах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 1, 1955, 72—94. (Соавторы Лу-
щик Н., Лущик Ч.).

19. О природе влияния механического раздробления на свойства

некоторых кристаллофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 4, 1956,
3—26.

20. Влияние газов на процессы возникновения некоторых кристал-

лофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 4, 1956, 36—41. (Соавторы
Малышева А., Нилова И., Соловьева А.).

21. О некоторых особенностях сублимат-фосфоров и методах их

получения. Опт. и спектр., 1, 1956, 571—577.
22. Процессы образования кристаллофосфоров и некоторые методы
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их изготовления. Изв. АН ЭССР. сер. техн, и физ.-маг. наук,
5, 1956, 3—ll. Перевод.
Bиг Iеа теТйодез де ргерагаНоп дез спBlаих рйозрйогезсеМз.
Ье Лоигпа! де РЬуз, е( 1е Кадшт, 17, 1956, 635.

23. О многослойных люминесцирующих экранах для ультрафиоле-
товой микроскопии. Тр. ИФА АН ЭССР, № 6, 1957, 193—204.

24. Важные проблемы люминесценции. Вестник АН СССР, № 1,
1957, 39.

25. О люминесцентных методах физико-химического анализа. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 7, 1958, 3—ll.

26. О поверхностных и объемных центрах люминесценции в ще-

лочногалоидных фосфорах. Материалы VII Совещания по лю-

минесценции, Тарту, 1959, 3—13.

27. Заключительное слово на VII Совещании по люминесценции.

Изв. АН СССР, сер. физ., 23, 1959, 1399—1402.
28. Совещание по физике щелочногалоидных кристаллов. УФН, 70,

1960, 733—738. (Соавтор Лущик Ч.).
29. Сгуз!аl B(гпсlиге апс! Bрес(га о( АlкаП НаПде РйозрЬогз.

Л. Еlесlгоскет. Bос., 107, 1960, 60С. Тке Еlес(госкет. Bос.,
Еlесlготсз сНуlзlоп аЬB(гасlB, 9, 1960, 58—60.

30. Люминесценция и ее применения. Сб. О некоторых примене-
ниях люминесценции, 1960, Тарту, 3—ll.

31. Влияние изоструктур на спектры активированных смешанных

кристаллов. Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 28—30. (Со-
автор Тейсс Л.).

32. Влияние изоструктур на спектры активированных смешанных

кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 76—87. (Соавтор
Тейсс Л.).

33. Влияние изоструктур на спектры излучения фосфоров
(СзСl СзВг) —РЬ. Физика щелочногалоидных кристаллов,
Рига, 1962, 140—143. (Соавтор Тейсс Л.).

34. Вступительное слово. Физика щелочногалоидных кристаллов,
Рига, 1962, 5—7, 9—12.

35. Кристаллическая структура и спектры щелочно- и аммонийно-
*- галоидных фосфоров. Изв. АН СССР, сер. физ., 26, 1962,.

480—488.
36. О природе центров люминесценции в щелочногалоидных кри-

сталлах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 86—92.
37? Поляризованная люминесценция смешанных кристаллов КСI -

• КВг —Тl. Изв. АН СССР, сер. физ., 30, 1966, 692—694 (Соавтор
Лембра Л.).

38.-. От законов затухания к природе центров свечения. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 31, 1966, 3—lB.

39л О работах тартуских физиков по люминесценции твердых тел

Изв. АН ЭССР. сер. физ.-мат. и техн, наук, № 4, 1966, 485—
489.

Консин Пээт йоганнесович

Р. в Тарту 15 мая 1939. Окончил ТГУ в 1963. С 1965 аспирант
ИФА АН ЭССР.

1. Расчет некоторых свойств примесного центра КС1 —Са+. Тр.
ИФА АН ЭССР. № 26, 1964, 216—218. (Соавтор Кристо-
фель Н.).
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Коппель Ааре Аугустович

Р. в Тарту 7 июля 1934. Окончил ТГУ в 1957. В 1957—1959
ст. лабор. каф. теор. физ. ТГУ. В 1959—1962 аспирант кафедры
теор. физ. ТГУ, канд. физ.-мат. наук с 1967. С 1962 ст. препо-

даватель кафедры теор. физ. ТГУ.
1. Некоторые точные аксиально-симметричные решения уравнений

Эйнштейна. Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963, 50—58.
'

2. О точных аксиально-симметричных статических решениях урав-
нений Эйнштейна, зависящих от одной координаты. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 22, 1963, 36—53.

3. К вопросу о соотношении между массой и зарядом шарооб-
разного тела. Тр. ИФА АН ЭССР. № 22, 1963, 74—77.

Коппель Хиллар Давидович

Р. в Тарту 18 октября 1938. В 1961 окончила ТГУ. В 1961 —

1965 ассистент и аспирант ТГУ.
1. Об аэрозольной теории атмосферного электричества. Тр. Глав-

ной Геофизической Обсерватории им. А. И. Воейкова, № 120,
1961, 73—77.

Кристофель Николай Николаевич

Р. в г. Раквере 5 марта 1932. В 1955 окончил ТГУ. Канд,

физ.-мат. наук с 1959, звание ст. науч. сотр. с 1963. В 1955—
1958 аспирант ИФА АН ЭССР, мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР
в 1958—1960, ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР с 1960. В 1958—

1960 работал по совместительству в ТГУ. Доктор физ.-мат
наук с 1967.

1. Полное внутреннее отражение и связанные с ним эффекты
Уч. зап. ТГУ, № 42. 1956, 94 — 112

Р. в Тарту 21 сентября 1931. Окончил ТГУ в 1955. Канд, хим

наук с 1966. В 1955—1961 инженер. В 1961—1963 мл. науч
сотр. ИФА АН ЭССР. В 1963—1966 аспирант, с 1966 ст. науч,
сотр. ИФА АН ЭССР.

1. Влияние небольших количеств примеси железа на скорость

растворения кадмия в соляной кислоте. Уч. зап. ТГУ, № 55,
1958, 37—43.

2. Система Сд—1п—Аз. ЖНХ, 10, 1965, 2315—2320. (Соавторы
Лужная Н., Медведева 3.).

3. О взаимодействии арсенида индия с йодистым кадмием, ЖНХ,
10, 1965, 2320—2323. (Соавторы Лужная Н., Медведева 3.).

4. ГбзПсйке! III— ш 8сйте12еп. 2.
Сйепие, 344, 1966, 323—328. (Соавторы Лужная Н., Мед-

ведева 3.).
5. Некоторые вопросы механизма роста пластинчатых кристаллов

арсенида индия. Изв. АН СССР, сер. неорган. мат., 2, 1966,
1771 — 1777.

6. Взаимодействие арсенида индия с некоторыми солями. Изв

АН СССР, сер. неорган. мат., 2, 1966. (Соавторы Лужная Н.,
Медведева 3.).

Краав Вийви Иоханнесовна
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2. К теории центров люминесценции в щелочногалоидных кристал-

лофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 7, 1958, 85—112.
3. Радиальные волновые функции электронов для ионов калия и

хлора в кристалле КСI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 7, 1958.
112—119.

4. Квантовомеханический расчет центра люминесценции в КС1 —Тl.
Опт. и спектр., 7, 1959, 78—82.

5. Квантовомеханический расчет адиабатических потенциалов для

центра люминесценции в КС1 —Т1 в одноосцилляторном прибли-
жении. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10, 1959, 3—38; № 11, 1960,
180—181.

6. Радиальные волновые функции ионов в кристаллах IЛСI и

IЧаСI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10, 1959, 38—43. (Соавтор Рин-

не Т.).
7. О влиянии всестороннего сжатия фосфора на адиабатические

потенциалы центра люминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10,
1959, 44—51.

8. Квантовомеханический расчет адиабатических потенциалов

центров люминесценции в щелочногалоидных кристаллофосфо-
рах. Материалы VII Совещания по люминесценции. Тарту, 1959,
49—58.

9. Квантовомеханический расчет адиабатических потенциалов и

спектров центра люминесценции в КС1 —Тl. Доклад на VI Со-

вещании по теории полупроводников, Львов, 1959.

10. Приближенные волновые функции свободных ионов и ионов

кристалла. Вестник ЛГУ, № 16, 1960, 7—-21. (Соавторы Петра-
шень М., Абаренков И.).

И. Об эффекте Яна—Теллера для центров люминесценции. Тр
ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 20—42.

12. Энергия связи кристалла ТIСI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960,
262—264.

13. О взаимодействии активатора с неполносимметричными ло-

кальными колебаниями. Опт. и спектр., 9, 1960, 615—621.
14. О взаимодействии активатора с неполносимметричными коле-

баниями. Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 533—535.
15. Приближенные волновые функции свободных ионов и ионов

в кристалле. Опт. и спектр., 9. 1960, 527—529. (Соавторы Пет-

рашень М., Абаренков И.).
16. Расчет оптических свойств электронных центров малых радиу-

сов в ионных кристаллах. Опт. и спектр., 10, 1961, 487—492.

(Соавторы Петрашень М., Абаренков И.).
17. К теории примесей избыточной валентности в ионных кристал-

лах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 3—21.

18. О стабильности структур типа хлористого цезия и хлористого

натрия у кристалла ТIСI. ФТТ, 3, 1961, 1876—1878.
19. КйЬтакоопа ]а зеПе гакепбиз! тоlекиИсlе тп§ кпзЫИде Гйй-

51каз. ТРО гоlарппl, Тагlи, 1961, 115 Iк. (Каазаиlог КеЬапе К.).
20. О влиянии тияа кристаллической структуры основания на

спектральные характеристики фосфоров. Тр. ИФ?\ АН ЭССР.
№ 17, 1961, 3—28.

21. К теории колебаний решетки с дефектом. ФТТ, 4, 1962, 52—61.
22. О выполнимости приближения Кондона для центра люминесцен-

ции. Опт. и спектр., 13, 1962, 229 —234. (Соавтор Завт Г.).
23. О взаимодействии электронов примесного центра с колебания-
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ми решетки. Физика щелочногалоидных кристаллов. Труды И
Всесоюзного Совещания, Рига, 1962, 32—45. (Соавтор Реба-

не К.).

26. К теории электронно-колебательных полос, запрещенных в не-

подвижной решетке. Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963, 122—130.
27. Уточнение формул теории возбужденного состояния центра

люминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1961, 3—12.

28. О правилах отбора для неадиабатических переходов. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 21, 1962, 12—19.

29. Некоторые вопросы теории центров люминесценции в кристал-

лофосфорах. Сезсоз!. Саз. Еуз., ЗА. 1963, 241—256. (Соавтор
Ребане К.).

30. Приближение Кондона и оптические свойства примесных цент-

ров. ФТТ, 5, 1963, 1279—1285. (Соавтор Завт Г.).
31. Об уравнениях Хартри—Фока для неметаллических кристаллов.

Вестник ЛГУ, № 10, 1963, 5—15. (Соавторы Петрашень М.,
Абаренков И.).

32. О причинах различия полуширин полос поглощения и излуче-
ния кристаллофосфоров. Опт. и спектр., 15, 1963, 569—572. (Со-
авторы Ребане К., Сильд О., Хижняков В.).

33. Локальные колебания в ионных кристаллах с изотопическим

дефектом. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 3—lB. (Соавтор
Завт Г.).

34. О структуре квазилиний примесных центров. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 26, 1964, 13—37.
35. К расчету искажения решетки вокруг примеси в ионном кри-

сталле. ФТТ, 5, 1963, 2367—2369.

43. О конфигурационной нестабильности и ее возможных проявле-

ниях для электронных состояний совершенных кристаллов.

ФТТ, 6. 1964, 3266-3272.

24. (ЭиатйептесЬатзсйе Вегесйпипцеп бег Еит1пе8геп2геп(геп. 2иг

РйузИс ипс! Скеппе бег Кп81а11рко8р11оге II, Акадегше—Уег1а§,
ВегПп, 1962, 5—15.

25. 0 возможности обнаружения локальных колебаний в спектрах
комбинационного рассеяния кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР.
№ 18, 1962, 149—152.

36. к интерпретации электронно-колебательных переходов в при-

месях на основе динамической теории неидеальных решеток.
Опт. и спектр., 16, 1964, 256—259. (Соавтор Завт Г.).

37. Расчет некоторых свойств примесного центра КС1 —Са. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 26, 1964, 6—12. (Соавтор Консин П.).

38. Расчет волновых функций ионов в кристалле флюорита. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 216—218. (Соавтор Тюрксон Э.).

39. Е1т§е (Лег Тйеоце гоп 8сИичп§ип§еп 1п РгегпсПопеп
епИзаИепбеп 1опепкп81а11еп. ЬаШсе Вупагтнсз, 3. РЬуз. СЬет.

ЗоНбз, 8ирр1. 1, 1965, 549—557. (Соавтор Завт Г.).
40. О возможности эффекта Яна—Теллера для зонных состояний

кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27, 1964, 85—99.
41. Расчет частоты колебаний и искажения решетки около пары

вакансий в КС1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27, 1964. 99—107. (Со-
автор Тюрксон Э.).

42. Расчет свойств парной вакансии в щелочногалоидном кристалле.

ФТТ, 6, 1964, 1246—1248. (Соавтор Тюрксон Э.).
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44. Динамика решетки с примесями и квазилинейчатые электронно-
колебательные спектры кристаллов. Изв. АН ЭССР, сер. физ.
мат. и техн, наук, 13, 1964, 87—109. (Соавторы Ребане К ,
Трифонов Е., Хижняков В).

45. Низкотемпературная поляризация излучения «изотропных» при

месных центров и эффект Яна —Теллера. Опт. и спектр., 18,
1965, 798—802.

46. Электронные уровни примесного кристалла в схеме Хартри—

Фока. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 34—54.

47. Теория колебаний кристаллической решетки. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 29, 1964, 3—37.

48. К теории сложных центров люминесценции. Изв. АН ЭССР.

сер. физ.-мат. и техн, наук, 14. 1965, 508—527. (Соавтор Год-
калнс А.).

49. Динамика неидеальных кристаллов и квазимолекулярная мо-

дель колебаний примесного центра. Опт. и спектр., 20. 1966.
669—672. (Соавтор Завт Г.).

50. К теории ширины инфракрасных полос поглощения 16-центров.
ФТТ, 7, 1965, 2445—2449. (Соавторы Завт Г., Хижняков В.)

51. Симметрия колебаний и спектры комбинационного рассеяния

щелочногалоидных кристаллов с примесями. ФТТ, 7, 1965,
2519—2522.

52. Расчет свойств катионного экситона в кристалле ТIСI. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 32, 1967, 69—74.

53. Нечетные колебания примесного центра КС!- Т1 и их возмож-

ное проявление (эффект Мёссбауэра). Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 32, 1967, 46—53.

54. Расщепление термов парных центров в системах типа КС!—Т1
и IЧаСl—А§. Тр. ИФА АН ЭССР, № 32, 1967, 75—80.

55. Об «индуцированных» на соседях примеси локальных уровнях
в щелочногалоидных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 32,
1967, 46—53.

58. Искажение зонных колебаний кристаллов типа ЫаС! однова-

лентными примесями. ФТТ, 8, 1966, 2271—2279. (Соавтор
Завт Г.).

59. О причине неэлементарности А-полос центров люминесценции

типа КС! —Тl. Опт. и спектр., 22, 1967, 74—80.
60. Некоторые вопросы теории центров люминесценции щелочно-

галоидных кристаллофосфоров. Ргерпп(s, Iпlегп. Соп!'. оп

Ьштипезсепсе, Вибарез!, 1966, С 5, Уоl. 1, 92—97.
61. Теория примесных уровней. Тр. ИФА АН ЭССР, № 32, 1967,

97—121.

62. О возможности сопоставления Ь-полос переходам в псевдоло-

кальные электронные состояния. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат.
и техн, наук, 15, 1966, 606—608.

63. Колебательная нестабильность примесных центров и несим-

56. Ткеопе бег зЬ-аЫепдеп 1п Ьигшпезгепг- ипс! ЕагЬ-
гегйгеп \оп 1опепкп81а11еп. Изд. Чехослов. АН. Доклад на

Международном коллоквиуме по примесным центрам в ионных

кристаллах. Прага—Либлице, 1965.

57. Локальные уровни соседей активатора в щелочногалоидных

кристаллофосфорах. Изв. АН СССР. сер. физ., 30, 1966, 1533—

1536.
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метричное искажение решетки. ФТТ, 9. 1967, 1582—1589. (Со
автор Завт Г.).

Куду Калью Фердинандович

Р. в Таллине 16 марта 1930. В 1955 окончил Ленинградский
педагогический институт. Канд. физ.-мат. наук с 1961. Работал

в 1955—1958 в Ленинградском пединституте им. А. И. Герцена
аспирантом и с 1958 до наст, времени в ТГУ ст. преподавате-
лем и заведующим кафедрой общей физики.

1. Исследование начальных стадий В4 разряда с острия в воз-

духе при атмосферном давлении. Изв. АН СССР, сер. физ., 23,
1959, 1004—1007. (Соавторы Кабардин О., Прокофьев А.).

2. О начальных стадиях разряда с острия в воздухе. ТГУ, Тарту,
1960, 56 стр.

3. Руководство к практическим занятиям по общей физике. Ро-

тапринт ТГУ, Тарту, 1962, 99 стр.
4. Таг!и КикПкц ОНкооИ Рййзlка-Ма!етааНка!еасlиBкоп(!. ТИС

Р. в Тихорецке Краснодарского края 27 июля 1936. Окончила

ТГУ в 1959. В 1959—1960 ст_ лаборант ИФА АН ЭССР, в

1960—1965 мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР, аспирант ИФА

АН ЭССР с 1965.
1. Об уравнениях для дублета бозонов. ЖЭТФ, 40, 1961, 780 —781.

(Соавтор Ыйглане X.).
2. Единое уравнение для бозонов и фермионов. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 16, 1961, 81 —89 .(Соавтор Ыйглане X.).
3. Об интерпретации уравнения Прока. Тр. ИФА АН ЭССР, № 16,

1961, 106—108.

4. Об интерпретации уравнения Прока. Тр. ИФА АН ЭССР, № 19,
1962, 124—131.

Кыйв Мадис Николаевич

Р. в Тарту 5 декабря 1929. В 1953 окончил ТГУ. Канд, физ,-

го!арг1п!, Таг!и, 1962, 72 1к. Когбизкйкк. (Каазаи!ог1<! МП! А..
Мйгк Н., Раз! V., РеЬапе К.-8.).

5. О1сИйй81ка ргакНкипй 1об_]'иЬепсНс1 2. МеЬЬаатка ]а то1еки1ааг-
1ййз1ка. ТРО го!аргт!, Таг1и, 1962, 94 1к. (КаазагНогН В1ске-
1е 2., Маггап Н., РгйПег Р., Ра!аззерр Ь., Татт Е.).

6. СПсИййзхка ргакНкигт !бб]иЬепсИ(1 3. Е1ек!ег. ТРО го!арпп!,
Таг1и, 1962, 102 1к. (Каазаи1опс1 Кагк V., Когпе! V., КПкзоп Е.,
РгйПег Р., Татт Е., Татте! Н.).

7. Еййз1ка те!оос1П1зе(1 та!ег]аН<! е!!еуа1гт8!и8киг8из!е1 бррцаПе.
ТРО го!арпп!, 1964, 77 1к. (Каазаи!опд Рее!з О., ЗсЬиПз К.).

8. Высокочастотный демонстрационный индикатор излучений. УФН.

8, 1964, 770—771.

9. О1(Ийй51ка й1езаппе!е ко§и. ТРО го!арпп!, Таг!и, 1965, 240 1к.
(Каазаи!огк1 Наау А., ЬетЬга 3., Мапкт О.).

10. Ё1ек!пргак!1кигт !бб]иЬегкПс1. ТРО го!арпп!, Таг!и, 1965, 2451к.
(Каазаи!ог1с1 Кагк V., Когпе1 V., РгйПег Р., РеЬапе Ь., Татт Е,.
Татте! Н.).

Кутузова Галина Борисовна
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мат. наук с 1960, ст. науч. сотр. с 1962. В 1953—1959 ассистент

кафедры физики ТПИ, в 1959—1960 ст. преподаватель кафедры
физики ТПИ. С 1960 ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР.

1. О взаимодействии барион—мезон. Тр. ТПИ, сер. А, № 136,
1958, I—2l.

2. Вычисления магнитных моментов барионов при помощи инва-

риантной теории возмущений. Тр. ТПИ, сер. А, № 156, 1959,
23—40.

3. Вычисление магнитных моментов барионов при помощи неин-

вариантных методов I. Тр. ТПИ, сер. А, № 167, 1959, 19—37.

4. Вычисление магнитных моментов барионов при помощи неин-

вариантных методов 11. Тр. ТПИ, сер. А, № 167, 1959, 38—49.

5. О зеркальной теореме для барионов. Тр. ТПИ, сер. А, № 167,
1959, 50—58.

6. Об уравнении типа Гюрсея для барионов. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 13, 1961, 67—78.

7. О различии масс нуклонов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 13, 1961,
79—86.

8. 0 распадах -> 2л и л± л° 4- е± 4* Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 16, 1961, 73—80.

9. Некоторые заметки о формализме Ватанабе. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 19, 1962, 104—112.
10. О гамильтониане при промежуточном векторном

мезоне. Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963, 151 —153. (Соавтор
Налги Л.).

11. Влияние промежуточного векторного бозона на вероятность
захвата и-мезонов. Тр. ИФА АН ЭССР. № 25. 1964. 63—69.

(Соавторы Налги Л., Мейтре И.).
12. 8-матрица в формализме Кеммера —Дэффина. (Спин О). Тр.

ИФА АН ЭССР, № 24, 1964, 67—100.

13. Поляризованная матрица плотности при конверсии на сверх-
тонкой структуре /г-мезоатома. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25,
1964. 102—105.

Кяэмбре Хенн Фридрихович

Р. в Таллине 19 марта 1935. В 1957 окончил ТГУ. Канд, физ.-
мат. наук с 1964, в 1958—1961 аспирант ИФЛ АН ЭССР, мл.

науч. сотр. ИФА в 1961 —1965, ст. науч. сотр. ИФА в 1965 —

1966, ученый секретарь ИФА с 1966.
1 Рекомбинационная люминесценция щелочногалоидных фосфо-

ров, активированных ртутеподобными ионами. Материалы VII

Совещ. по люминесценции, Тарту, 1959, 117—129. (Соавторы
Лущик Ч., Яэк И.).

2. Замечания об исследовании электроннодырочных релаксацион-
ных процессов в кристаллофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 11, 1960, 150—180. (Соавтор Лущик Ч.).

3. О фото- и термостимулированной электронной эмиссии со ще-

лочногалоидных кристаллофосфоров, возбужденных ультрафио-
летовой радиацией. Изв. АН СССР, сер. физ., 25. 1961, 381—
383. (Соавтор Лущик Ч.).

4 О фотостимулированной электронной эмиссии со щелочногало-

идных кристаллов, возбужденных ультрафиолетовой радиацией.
Тп. ИФА АН ЭССР. № 14, 1961, 247—260
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5. О фотостимулированной проводимости КВг и КВг—lп. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 15, 1961, 212—215. (Соавтор Тийслер Э )

6. Фотостимулированная электронная эмиссия с фосфора КС1 —1п

Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 286—292.
7. О фотостимулированной электронной эмиссии со щелочногалоид-

ных кристаллов. Физика щелочногалоидных кристаллов. Труды
II Всесоюзного Совещания, Рига, 1962, 390 —395.

8. Электронная эмиссия с возбужденного кристаллофосфора
КЬСI—ТI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 145—149.

9. О связи внутреннего фотоэффекта и рекомбинационной люми-

несценции в щелочногалоидных кристаллофосфорах. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 21, 1962, 139—173. (Соавтор Тийслер Э.).
10. Электронная эмиссия и рекомбинационная люминесценция не-

которых фотовозбужденных щелочногалоидных солей. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 21,' 1962, 173—195.

11. Внутренний фотоэффект с центров люминесценции в кристалло-

фосфоре КВг —Iп. Опт. и спектр., 1, 1963, 183—186. (Соавтор
Тийслер Э.).

12. ТЬегтоlишlпезсепсе апб Ехоеlесlгоп Егтззюп о!' Боте Аlкаll

НаПбе РЬозрИогз, АсНуаlеб Ьу Мегсигу-Нке Iопз. СЬесйозlоуак
Лоигп. о! РЬузlС5, В 14, 1964, 54—62. (Соавтор ВоИип А.).

13. О двух механизмах фотостимулиопванной эмиссии ионных кри

сталлов. Изв. АН СССР, 29. 1965, 466—469. (Соавтор Бел-

кинд А.).
14. О фотостимулированной люминесценции и электронной эмиссии

КСI—ТI. Изв. АН СССР, сер. физ., 30, 1966, 1451—1453. (Со-
авторы Окк М., Яэк И.).

15. Еще раз о двух механизмах (Ьотостимулированной эмиссии

ионных кристаллов. Изв. АН СССР, сер. физ., 30, 1966, 1448—
1450. (Соавторы Белкинд А., Бичевин В., Календарей Р.).

Лайсаар Арлентин Иванович

Р. в Кингисеппе Ленинградской области 11 июня 1933. В 1957

окончил ТГУ. Канд. физ.-мат. наук с 1966. В 1957—1960 мл.

науч. сотр. ИФА АН ЭССР, в 1960—1963 аспирант ИФА, мл.

науч. сотр. ИФА в 1963—1967, с 1967 ст. науч, сотрудник.
1. Влияние высокого давления на спектральные характеристики

некоторых кристаллофосфоров. Материалы VII Совет, по лю-

минесценции. Тарту, 1959, 59—65. (Соавтор Кире Я.).
2. Влияние высокого давления на спектры излучения и возбуж

дения щелочногалоидных фосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10,
1959, 51—67. (Соавтор Кире Я.).

3. Влияние высокого давления на спектры излучения и возбуж-
дения щелочногалоидных фосфоров, активированных европием
Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 42—48. (Соавтор Кире Я.).

4. О влиянии всестороннего сжатия на спектральные характери
стики фосфоров. Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 366—368

(Соавтор Кире Я.).
5. Влияние гидростатического давления на спектры излучения

цинксульфидных фосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962.

23—35. (Соавтор Кире Я.).
6. К вопросу о происхождении голубых полос излучения фосфо-
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ров 2п8—Си и безактиваторного сульфида цинка. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 23, 1963, 61—66. (Соавтор Кире Я.).
7. Влияние давления на спектры испускания кристаллов флюорита,

активированных редкоземельными ионами Bт 3+ и Еи3+. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 67—77.

8. Влияние гидростатического давления на люминесценцию орто-

фосфатных люминофоров. Тр. ИФА АП ЭССР, № 26, 1964.

57—78.

Ланг Юхан Якобович

Р. в Тартуском р-не 31 августа 1888. В 1913 окончил Тарту-
ский университет. Степень кандидата (магистра) с 1913, зва-

ние доцента с 1950. В 1919—1928 директор Тартуского реаль-
ного училища, в 1928—1939 — школьный инспектор г. Тарту,
в 1939—1941 — инспектор Министерства нар. образования, в

1948—1957 — доцент ТГУ, с 1957 — пенсионер.
1. Уа1ке 1оос1изе збЬег. Оррегаата! а1§коо11 III кШззПе. Таг1и

ЕезН К1г)азШз, Таг(и, 1941, 124 1к. (КаазаШогШ Рапз А.,
Ке1а1 С.).

2. Уа1ке Шобизе збЬег. Оррегаата! V к1аззПе. ТагШ ЕезН
К1г]азШз, ТагШ, 1941, 192 1к. (КаазаШогШ Рапз А., Ке1а1 О.).

3. Ушке 1оо(1и8е збЬег. Оррегаата! а1§кооП VI к1а8311е. ТагШ

Еезй К1г)аз1из, ТагШ, 1942, 216 1к. КогбизШйкк, 192 1к. (Кааз-
аиШпс! Рапз А., Ке1а1 С.).

4. Еййз1ка 1 )а II к1аззИе. ТагШ ЕезН К1г)азШз,
1942, 226 1к. КогИизШйкк, 1943. (КаазаиШг КИкзоп Е.).

5. Рййз1ка дйтпаазшгш III к1аззИе. ТагШ, 1942, 168 1к. Когбиз-
1гйкк, 1943. (КаазаиШг КИкзоп Е.).

6. Еййз1ка СйшпаазШпи V НаззПе. Таг!и, 1942, 176 1к. (КогСиз-
4гйкк, 1943. (КаазаиШг КИкзоп Е.).

7. кооИИеГе ]’а 1зебрр1т1зек8. ТагШ ЕезН К1г)азШз,
ТагШ, 1942, 156 1к. Ког(1из1гйкк, 1943, 160 1к. (КаазаиШг КооШ-
шае Т.).

8. Рййз1ка СйтпаазШпп IV к1аззПе, Таг!и, 1944, 160 1к. (Кааз-
аиШг КИкзоп Е.).

9. Рййз1ка кезккооП XI к1аззПе. КК «ТеабизПк К1г]’апдиз», ТагШ,
1945, 160 1к.

10. Рййз1ка кезккооП VIII к1аззИе. КК К1Г]ап(1и8»,
ТаШпп, 1945, 92 1к. (КаазаиШг МИ1 А.).

11. IV к1аззИе. КК К1г)апс1из», Та1-

Ипп, 1945, 148 1к. КопШзШйкк, 1947. (Каазаи1огк1 Ке1а1 С.,
Тоот V.).

12. АзШопоопиа кезккооП XI кГаззИе. КК «ТеабизИк К1г)апс1и8»,
ТаШпп, 1945, 145 1к. (КаазаиШг Коо1зтае Т.).
Рййз1ка ргакИкиш ТКС-з I- КК «ТеабизНк К1г]апс1из», ТагШ,
1945, 136 1к. КогсШзШйкк, 1947, 208 1к. (КаазагПог Рае А.).

13.

14. Рййз1ка кезккооП VI к1а8зИе. КК К1г)апс1из»,
ТаШпп, 1946, 140 1к. Когс1из1гйкк, 1947.

15. Рййз1ка кезккооП VII к1аззИе, КК К1г]‘апдиз»,
ТаШпп, 1946, 132 1к.
Рййз1ка кезккооП VI ]а VII к1а8зИе, КК К1г-
)апШ18», ТаШпп, 1946. 236 1к.

16.
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Р. в Тарту 11 августа 1932. В 1956 окончила ТГУ. Работает

с 1957 в ТГУ старшим лаборантом.
1. Исследование центров захвата и кинетики релаксационных про-

цессов в щелочногалоидных фосфорах. Материалы V Совеща-
ния по люминесценции. Тарту, 1957, 75—92. (Соавторы
Лущик Ч., Заитов Ф., Карк В., Яэк И.).

2. К вопросу о миграции энергии в щелочногалоидных кристад-

лофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 6, 1957, 63—81 (Соав
торы Лущик Ч., Лущик Н., Лийдья Г.).

3. Влияние изоструктур на спектры активированных смешанных

кристаллов. Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 28—30. (Сотв
тор Клемент Ф.).

4. Влияние изоструктур на спектры активированных смешанных

кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 76—86. (Соав-

тор Клемент Ф ).

17. Рййз1ка кезккооН VIII к1аззНе, РК «РейаеооеШпе К1г!апбиэ»,
ТаШпп, 1946, 104 1к. (КаазаиШг МШ А.).

18. Рййз1ка кезккооН IX к1аззШ, РК
ТаШпп, 1946, 172 1к. (КаазаШог МШ А.).

19. Рййз1ка кезккооН X к1азз!1е, РК «Рейа&ооррИпе Ки]апдиз»,
ТаШпп, 1946, 140 1к. (КаазаШог МШ А.).

20. Рййз1ка XI к1аззНе, РК К1г]’апс1из», ТаШпп,
1946, 160 1к. (КаазаиШг МШ А.).

21. Рййз1ка ргакНкит ТРО-з II. РК «ТеадизНк ТагШ,
1946, 120 1к. (КаазаиШг Тае А.).

22. Рййз1ка йШкигзиз I, РК «ТсабизНк К1г(апдиз», ТагШ, 1947,
564 1к. ОтЬегШоШШН ]а 1а1епс1аШс1 1гйкк, ТаШпп, ЕезН РПкПк
К1г]азШз, 1959, 496 1к. (КаазаШогШ Маггап Н„ МШ А.,
Мйгк Н., Рае А.).

23. Кйз1тиз1 ]а Шезапски! 1ййз1каз1 VIII ]а IX НаззПе. РК «Реда-
Юп’апсШз», ТаШпп, 1948, 172 1к. (КаазаШог МШ А.).

Кйз1тиз1 ]’а йкзапскШ Гййз1каз1 X ]а XI к1азз11е. РК «Рес1а-

КдпапсШз», ТаШпп, 1948, 96 1к. (КаазаиШг МШ А).
Рййз1ка йШкигзиз 11. ЕезН РнкПк Юп’азШз, ТаШпп, 1952,
452 1к. ОтЬегШб1аШс1 ]а (акгкаШс! 1гйкк, 1961, 444 1к. (Кааз-
аиШпс! Маггап Н., МШ А., Мйгк Н., Рае А.).

24.

25.

26. Рййз1ка ргакНкит. ЕезН РНкНк Юо’азШз, ТаШпп, 1953, 304 1к.

РагапбаШс! ]’а 1акпс1аШс1 1гйкк, 1960, 384 1к. (КаазаШогШ
Ме!з С., Рае А.).

27. Кйз1тиз1 ]а йкзапскШ 1ййз1каз1. АЫкз Гййз1ка йШкигзизе
бррцаПе, ЕезН КпкПк К1пазШз, ТаШпп, 1955, 124 1к.

Рййз1ка копзрек! I. ЕезН Рб11ита]’ап(1и8е Акайеепиа. ТагШ,
1957, 97 1к. ОтЬег1бб1аШ(1 1гйкк, 1961, ЕРА гоШрпШ, ТагШ,
90 1к. (КаазаШопс! Наау А., Мапкт О., Рае А.).

28.

29. Рййз1ка копзрек! II, ЕезН Рб11ита]'ап<Шзе Лкайеегта, ТагШ,
1958, 112 1к. (КаазаШопс! Наау А., Лаек 1., Мапкт О., Рае А.).

30. О1Шййз1ка ргакНкипп {борНенШс! I, ТРО гШарпМ, ТагШ,
1961, 20 1к. (КаазаШог Рае А.).

31. О1Шййз1ка ргакНкштп 1бб]‘иЬепШс1 4. ОрНка, ТРО го1арпп1,
ТагШ, 1963, 31 1к. (КаазаШопс! Кагк V., К.огпе1 V., Маггап Н..
Рае А.).

Лембра (Тейсс) Лидия Александровна
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5. Влияние изоструктур на спектры излучения фосфоров СзС1—

СзВг—РЬ. Физика щелочногалоидных кристаллов. Труды II Все-

союзного Совещания, Рига, 1962, 140—143. (Соавтор Кле-
мент Ф.).

6. О люминесценции некоторых щелочногалоидных фосфоров, ак-

тивированных европием. Тр. ИФА АН ЭССР № 26, 1964.
51—56.

Лембра Юри Яанович

Р. в Муствээ 6 мая 1933. В 1956 окончил ТГУ Канд. физ.-мат.
наук с 1963, доцент с 1965. Работает в ТГУ с 1959 на ка-

федре теор. физики.
I. Электромагнитный момент импульса в статических системах.

II студенческая научно-техническая конференция высших учеб-
ных заведений Прибалтики и Белорусской ССР. Таллин, 1956,
35.

2. Еlеккота§пееННпе Iтриlззтотепl зкаНПбкз BйзlеетlдеB. Уч.

зап. ТГУ, № 55, 1958, 21—27.
3. К расчету регенеративного дефлектора. ЖТФ. 29, 1959, 992—

994.

4. К выбору параметров секторного циклотрона. Уч. зап. ТГУ,
№ 74, 1959, 96—99.

5. Вывод приближенной формулы для <2Г в векторном циклот-

роне. Уч. зап. ТГУ, № 74, 1959, 100—111.
6. К расчету регенеративного дефлектора. Уч. зап. ТГУ, № 74,

1959, 112—127.
7. К оценке изменения амплитуды вертикальных бетатронных

колебаний в ускорителях при выводе пучка с помощью регене-
ративного дефлектора. ЖТФ, 30, 1960, 405—412.

8. О фокусирующих свойствах секторного циклотрона. Изв. АН
ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 11, 1962, 50—58.

9. Методы вывода пучка из фазотрона. УФН, 79, 1963, 345—367.

10. Приближенные формулы для фг ,г в секторном циклотроне.
ЖТФ, 34, 1964, 162—163.

11. О радиальном движении частиц в ускорителях при выводе

пучка с помощью регенеративного дефлектора. ЖТФ, 34, 1964,
567—575.

1. К квантованию нелинейных уравнений гравитационного поля.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 5, 1957, 54—72.
2 КуагйтеИйаагнка, ТРО гоlарпгй, Таг(и, 1966, 242 Iк.

12. Об одной возможности вычисления огибающей траектории ча-

стиц в ускорителях. ЖТФ, 35, 1965, 574 —575.

13. О вычислении квадрата модуля функции Флоке уравнения бе-

татронных колебаний в секторном циклотроне. Изб. АН ЭССР,
сер. физ.-мат. и техн, наук, 14, 1965, 237 —245.

14. СЛсИййзхка Шезаппек ко§и. ТНО го!арпп1, Таг1и, 1965, 240 1к.

(Каазаикгк Наам А., Ки<1и К., Мапк!п О.).

Лиас Рут Иоханнесовна

Р. в Тарту 26 июля 1926. В 1951 окончила Канд, физ.-
мат. наук с 1954. Работает в ТГУ на кафедре теор. физики
и. о. доцента с 1954.
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Р. в Воронежской губ. 3 марта 1899. В 1927 окончила Тар-
туский университет. Канд. физ.-мат. наук с 1946, звание до-

цента с 1956. В 1919—1947 ассистент и ст. преподаватель Тар-
туского университета, в 1947—1953 ст. науч. сотр. и зав. сек-

тором ИФА АН ЭССР. С 1953 доцент ТГУ.

1. Зоощзе пп§уооl IитlкаНез. ТРО IоlтеИзесl. Рййзlка ]а кеепма,
№ 1, 1946, 1—24.

2. Аlизрlппа Bоо]иBЫlапBl 18еагазиз1ез1 Таг!и йтЬгизе апдтеП,
ЕезИ СеодгааПа BеИзl аазlагаата( 1960/1961. ТаНи, 1962,
106—128.

3. Куап1шеЬЬаашка й1е§аппе1е ко§и, ТКО го1аргш1, Таг!и. 1966.

193 1к.

Лийдема Елена Карловна

3. Тии1е ргоНШз( таа1айепс1азе8 6Ьик1Ь1ь Таг(и шпЬгизез (еоз(а-
1и<1 уаа(1из(е рбкма!. ТКС кйтеИзес!. (бой,
№ 144, 1963, 3—22.

4. 01(1- ]а ТаШпп, 1964, 766 1к. (КаазасИогк!
Агикзааг Н., МагНп I., Ые1 I., Ро1кНк К.).

5. Б. И. Срезневский и его роль в развитии метеорологии в Эс-

тонии. Сборник работ Таллинской ГМО, вып. 3, Гидрометео-
издат, Л., 1965. 5—11.

Лийдья Георг Георгиевич

Р. в Таллине 4 августа 1933. В 1957 окончил ТГУ. Канд, физ.-
мат. наук с 1963. Ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1963—

1966, зав. сектором с 1967.
1. О возбуждении люминесценции в фундаментальных полосах

поглощения щелочногалоидных кристаллофосфоров. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 10, 1959, 196—209.
2. Возбуждение рекомбинационной люминесценции в фундамен-

тальных полосах поглощения некоторых галоидов. Опт. и

спектр., 8, 1960, 142—144. (Соавтор Яэк И.).
3. Взаимодействие экситонов с дефектами щелочногалоидных

кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 187—189.
4. Взаимодействие экситонов с дефектами щелочногалоидных

кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 149—175.
5. Создание Р-центров в кристалле КЗ—Т1- ультрафиолетовой ра-

диацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 281—284. (Соавтор
Яэк И.).

6. Создание Р-центров в кристалле КЗ —Т1 ультрафиолетовой ра-
диацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1960, 212—236. (Соавтор
Яэк И.).

7. Тепловое и оптическое внешнее тушение фотолюминесценции.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1960, 236—247. (Соавтор Яэк И.).

8. О механизме взаимодействия экситонов с ионами Тl+ в фос-
форе КЗ—ТI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 272—276.

9. Возбуждение люминесценции КЗ—1п в длинноволновой части

фундаментального поглощения. Тр. ИФА АН ЭССР, № 17,
1961, 93—105.

10. Окрашивание смешанных щелочногалоидных кристаллов ульт-
рафиолетовой радиацией и лучами Рентгена. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 15, 1961, 215—219. (Соавтор Кинк Р.).
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11. Нелинейные эффекты в. фотолюминесценции КЛ—ТI, КЬЛ —Тl,
ЫаЗ—Тl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962. 72—93. (Соавтор
Кинк Р.).

12. Некоторые особенности фотолюминесценции ЫаЗ—Тl и НаЗ—lп.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 109—137. (Соавтор Кинк Р.).

13. Влияние газов на рекомбинационную люминесценцию щелочно-

галоидных кристаллофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР № 23,
1963, 226—231. (Соавтор Кинк Р.).

14. Спектры поглощения галоидных солей свинца в области от

2 до 9,5 эв. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 112—121 (Соав-
торы Ильмас Э., Кинк Р., Малышева А.).

15. О зависимости эффективности и электронно-дырочного меха-

низмов передачи энергии в щелочных йодидах от интенсивно-

сти возбуждения. Тр. ИФА АН ЭССР, № 28, 1964, 80 —93. (Со-
авторы Горбачев Б., Кинк Р.).

16. Фотолюминесценция щелочных йодидов, активированных тал-

лием, индием. Ж. прикл. спектр., 3, 1965, 276—278. (Соавтор
Кинк Р.).

17. Концентрационная зависимость выхода фото- и радиолюминес-
ценции кристаллофосфоров КЗ —Тl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26,
1964, 216—223. (Соавторы Кинк Р„ Маароос А., Соовик Т.).

18. Об электронно-дырочной компоненте радиолюминесценции ще-

лочногалоидных сцинтилляторов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31,
1966, 142—158. (Соавтор Кинк Р.).

19. Фотонное умножение в кристаллах 2. Механизмы фотонного
умножения. Опт. и спектр., 28. 1965, 631—636. (Соавторы
Ильмас Э., Лущик Ч.).

20. Фотонное умножение в кристаллах. Спектры возбуждения лю-

минесценции ионных кристаллов в области от 4 до 21 эв.

Опт. и спектр., 28, 1965, 453—460. (Соавторы Ильмас Э.,
Лущик Ч.).

21. Взаимные превращения электронных возбуждений в ионных

кристаллах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 27—35. (Соав-
торы Ильмас Э., Кинк Р.).

22. Фотонное умножение — элементарный акт сцинтилляционного

процесса. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 213—215. (Соав-
торы Ильмас Э., Лущик Ч.).

23. Катионные экситоны в ионных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 23, 1963, 221 —223. (Соавторы Ильмас Э„ Кинк Р., Лущик Ч.).

24. Оптическая структура центров люминесценции в активирован-
ных ионных кристаллах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965,
373 —379. (Соавторы Зазубович С., Лущик Н., Лущик Ч.).

25. Электронно-дырочный механизм создания центров окраски в

ионных кристаллах. ФТТ, 6, 1964, 2256—2262. (Соавторы Лу-
щик Ч., Эланго М.).

26. Исследование процессов генерации радиационных дефектов в

ионных кристаллах. Радиационная физика I. Ионные кристал-

лы, Рига, 1964, 15—25. (Соавторы Лущик Ч., Эланго М.,
Яэк И.).

27. Локализованные электронные возбуждения ионных кристаллов,
активированных ртутеподобными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 28, 1964, 3—19. (Соавторы Лущик Н„ Лущик Ч„ Мери-
лоо И.).

28. О механизме люминесценции щелочногалоидных кристаллов



92

при возбуждении ультрафиолетовой радиацией и жесткими

излучениями. Изв. Харьковского ун-та, Сцинтилляторы и сцинт.

материалы, 1963, НО—113. (Соавторы Лущик Ч„ Соовик Т.,
Яэк И.).

29. О механизме люминесценции щелочногалоидных кристаллов

при возбуждении ультрафиолетовой радиацией и жесткими

излучениями. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 103—126. (Со-
авторы Лущик Ч., Соовик Т., Яэк И.).

.30. Тйе МесИатзш о! РогтаНоп о! Со1ог СеМегз 1п 1отс Сгуз1а1з
Ьу 1Л1гаую1е1 1ггасНаНоп. Ргос. 1п1егп. СопГ. оп Зепнсот!.
РЬуз. 1960, 717—724. (Соавторы ЬизсЫк С., Лаек I.).

31. Физические процессы в щелочногалоидных кристаллофосфорах,
активированных ртутеподобными ионами. ФТТ, 3, 1961, 1176—

1184. (Соавторы Лущик Ч., Лущик Н., Шварц К-, Яэк И).
32. Механизм процессов аккумуляции энергии кристаллофосфо-

рами. Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 23—28. (Соавторы
Лущик Ч., Яэк И.).

33. О механизме рекомбинационной люминесценции активирован-
ных щелочногалоидных кристаллов. Опт. и спектр., 9, 1960,
70—76. (Соавторы Лущик Ч„ Яэк И.. Тийслер Э.).

34. О некоторых физических процессах, требующих учета в мо-

дели реального кристаллофосфора. Материалы VII Совеща-
ния по люминесценции (кристаллофосфоры). Тарту, 1959, 101—

116. (Соавтор Лущик Ч.).
35. Спектрофотометрическое исследование электронно-дырочных и

экситонных процессов в щелочногалоидных кристаллах. Фото-

электрические и оптические явления в полупроводниках. Киев,
1959, 189—190. (Соавторы Лущик Ч., Заитов Ф.).

36. Экситонные центры захвата в щелочногалоидных кристаллах

Тр. ИФА АН ЭССР, № 7, 1958, 193—226. (Соавтор Лущик Ч.)
37. К вопросу о миграции энергии в щелочногалоидных кристалло-

фосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 6, 1957, 63—81. (Соавторы
Лущик Ч., Лущик Н., Тейсс Л.).

38. Фотонное умножение в кристаллах и явление радиолюминес-
ценции. Радиационная физика IV. Ионные кристаллы, Рига,
1966, 71—83. (Соавторы Ильмас Э., Лущик Ч., Соовик Т.).

39. Фотолюминесценция активированных щелочных йодидов при

возбуждении основного вещества. РгерпгЯз 1п1егп. СопГ. оп

Типнпезсепсе, Видарез!, 1966, С5, 98—103. (Соавтор Кинк Р.)

«Поорите Велло Аугустович

Р. в Таллине 9 ноября 1941. В 1964 окончил ТГУ. С 1965 ас-

пирант ТГУ.

1. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четырех-
бозонного взаимодействия (случай 5-рядного представления)
Тр. ИФА АН ЭССР, 22, 1963, 61. (Соавтор Ыйглане X.).

2. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четырех-
бозонного взаимодействия (10-рядное представление). Тр. ИФА

АН ЭССР, № 25, 1964, 70. (Соавтор Ыйглане X.).
3. Колебательная структура спектров примесных центров в двух-

фотонных процессах. Ргерпп!з. Iпlегп. СопГ. оп Ьипнпезсепсе,
Вибарез!, 5, 1966, 122—129. (Соавторы Ребане К., Техвер И.,
Хижняков В.).
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Лущик Наталья Евгеньевна

Р. в Ленинграде 7 января 1928. В 1951 окончила ЛГУ. Канд
физ.-мат. наук с 1959, звание ст. науч. сотр. с 1963. Работала

инженером в 1951 —1954, ст. лаборантом ТГУ в 1954—1957,

мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1957—1963, ст. науч. сотр.
ИФА АН ЭССР с 1963.

1. Исследование термической стойкости экранов из сульфидных
люминофоров. Техника телевидения, № 7, 1955, 37—46. (Соав-
тор Коровкина Т.).

2. О диффузии активатора в щелочногалоидных кристаллофосфо-
рах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 1, 1955, 72—94. (Соавтор Кле-
мент Ф.).

-3. О модели центров люминесценции в щелочногалоидных кри-
сталлофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 6, 1957, 5—62. (Соав-
тор Лущик Ч.).

4. Щелочногалоидные фосфоры, активированные индием. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 6, 1957, 149-169.

5. К вопросу о миграции энергии в щелочногалоидных кристалло-

фосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 6, 1957, 63 —81. (Соавторы
Лущик Ч., Лийдья Г., Тейсс Л.).

6. Спектроскопия центров люминесценции в щелочногалоидных

кристаллофосфорах, активированных ртутеподобными ионами.
Изв. АН СССР, сер. физ., 22, 1958, 1351 —1356. (Соавтор Лу-
щик Ч.).

7. Центры люминесценции в кристаллах КВг, активированных
ртутеподобными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР, № 7, 1958, 119—
134.

8. Щелочногалоидные кристаллофосфоры, активированные герма-
нием. Тр. ИФА АН ЭССР, № 7, 1958, 134—141.

9. О модели центров люминесценции в щелочногалоидных кри-

сталлофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 8, 1958, 3—46. (Соав-
торы Лущик Ч., Шварц К.).

10. Исследование центров люминесценции в фосфорах, активиро-
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(Соавторы Зазубович С., Лущик Н.).
53. Электронные переходы в индиевых центрах ионных кристал

лов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 20—29. (Соавторы Лу
щик Н., Мууга А.).

54. Электронно-колебательные, процессы в центрах люминесценции

ионных кристаллов. Изв. АН ЭССР, сер. физ., 26, 1962, 2488—

2496. (Соавторы Лущик Н., Яэк И.).
55. Ртутеподобные центры люминесценции в ионных кристаллах

Физика ЩГК, Рига, 1962, 102—115. (Соавторы Лущик Н., За

зубович С., Мууга А.).
56. Фотофизические процессы и миграции энергии в ЩГК Физика

щелочногалоидных кристаллов. Рига, 1962, 245—261.

57. Полосатые спектры кристаллов, активированных ртутеподоб
ными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 22—37. (Соав-
торы Лущик Н., Мууга А.).

58. Дырочный механизм миграции энергии в ионных кристаллах

Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 224—225. (Соавтор Золота

рев Г.).
59. Катионные экситоны в ионных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР.

№ 23, 1963, 221—223 (Соавторы Кинк Р., Лийдья Г., Ить

мае Э.).
60. Электронно-колебательные процессы и поляризационная люми-

несценция ртутеподобных центров в кубических кристаллах
Изв. АН СССР, сер. физ.. 27, 1963, 656—660. (Соавторы Зазу
бович С., Лущик Н).

61. О механизмах радиационного окрашивания ионных кристаллов

Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964. 93—111. (Соавтор Эланго М.)
62 Фотонное умножение — элементарный акт сцинтилляцион

ного процесса. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 213—215. (Со
авторы Лийдья Г., Ильмас Э.).
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№ 28, 1964, 3—19. (Соавторы Лущик Н., Лийдья Г., Мери
лоо И.).

65. Электронные процессы в нитевидных ионных кристаллах. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 3—16. (Соавторы Вале Г., Гин-

дина Р., Эланго А.).
66. Исследование процессов генерации радиационных дефектов в

ионных кристаллах. Радиационная физика I. Рига, 1964, 15—
26. (Соавторы Лийдья Г., Эланго М., Яэк И.).

67. Электронно-дырочный механизм создания центров окраски в

ионных кристаллах. ФТТ, 6, 1964, 2256—2262. (Соавторы
Лийдья Г., Эланго М.).

68. КесотЫпаНоп Ьиттезсепсе о? АсНуаlесl Iотс Сгузlаlз. А?lа
Рлузтса Роlотса, 26, 3—4 (9—10), 1964, 703—709. (Соавтор
Лаек I.).

69. Ке§иlагШез о! Пиогезсепсе 1п АсНуа(есl Iопlс Сгузlаlз. Асlа

РЬузlса Роlотса, 26, 3—4 (9—10), 1964, 711—717. (Соавтор
ЬизЬсЫк И.).

70. Физические процессы в люминесцирующих ионных кристаллах
Изв. АН СССР, 29, 1965, 10—18.

71. Оптическая структура центров люминесценции в активирован-
ных ионных кристаллах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965,
373 —379. (Соавторы Зазубович С., Лийдья Г., Лущик Н.).

72. Автолокализация дырок и оптические явления в ионных кри-
сталлах. Изв. АН СССР, 29, 1965, 36—39. (Соавторы Золота-

рев Г., Соовик Т., Эланго М., Яэк И.).
73. Взаимные превращения электронных возбуждений в ионных

кристаллах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 27—35. (Соав-
торы Ильмас Э„ Кинк Р., Лийдья Г.).

74. Дырочные процессы и рекомбинационная люминесценция акти-

вированных ионных кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31,
1965, 121 —132. (Соавтор Золотарев Г.).

75. Электронные возбуждения и электронные процессы в ионных

кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31, 1965, 19—83.

76. Размножение электронных возбуждений в ионных кристаллах
и процессы генерации радиационных дефектов. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 31, 1965, 84 —100. (Соавторы Ильмас Э., Роозе Н.).
77. Фотонное умножение в кристаллах и явление радиолюминес-

ценции. Радиационная физика IV. Рига, 1965, 71—84 (Соав-
торы Ильмас Э., Лийдья Г., Соовик Т.).

78. Сцинтилляторы на основе поверхностноактивированных моно-

кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31, 1966, 160-182. (Соав-
торы Лущик Н., Пиногорова Л., Соовик Т., Яансон И.).

79. Электронные возбуждения ионных кристаллов и явления фото-
катодо- и радиолюминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 34,
1966, 89—114. (Соавторы Ильмас Э., Лийдья Г., Соовик Т.,
Эксина Т., Яэк И.).

80. Фотонное умножение в кристаллах 1. Опт. и спектр., 18, 1965,
453—461. (Соавторы Лийдья Г., Ильмас Э.)

81. Фотонное умножение в кристаллах. 11. Опт. и спектр., 18,
1965, 631—636. (Соавторы Лийдья Г., Ильмас Э.).

Лыхмус Яак Херманн-Карлович

Р. в Тарту 28 сентября 1937. В 1961 окончил ТГУ. В 1961 —
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1964 аспирант ИФА АН ЭССР. С 1964 мл. науч сотр. ИФА
АН ЭССР.

1. Зависящая от взаимодействия систематика элементарных ча-

стиц. Тр. ИФА АН ЭССР, № 19, 1962, 113—123. (Соавтор
Ыйглане X.).

2. О построении векторов типа спина и представлениях групп
вращений. Тр. ИФА АН ЭССР, № 19, 1962, 141—142.

3. Заряд, группы, кварки и симметрии. Легняя школа по проб-
лемам теории элементарных частиц, Кяярику, 1965, 111, Тарту,
1966, ротапринт АН ЭССР, Таллин, 75—124.

Маароос Аарне Аугустович

Р. в Тарту 20 февраля 1939. Окончил ТГУ в 1962. Работал ст.

инженером ИФА АН ЭССР в 1962, мл. науч. сотр. ИФА с

1962.

1. Концентрационная зависимость выхода фото- и радиолюминес-

ценции кристаллофосфора К1—Тl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26,
1964, 216—219. (Соавторы Кинк Р., Лийдья Г., Соовик Т.).

2. О природе основных центров люминесценции в кристаллофос-
форе КСl—Тl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 16—25. (Соав-
торы Гиндина Р., Хаав А.).

Мадисе Тойво Виллемович

Р. в Тарту 15 июля 1937. В 1961 окончил ТГУ. Работает с

1961 в ТГУ ст. лаборантом и зав. лабораторией кафедры об-

щей физики.
1. Электрометры с виброемкостным преобразователем, разрабо-

танные в Тартуском государственном университете. Материалы
Всесоюзного научно-технического совещания по радиоэлектрон-
ным методам измерений электрических напряжений и омиче-

ских сопротивлений, Таллин, 1965, 58—67. (Соавторы Лоог П.,
Сакс О., Мартинсон Э., Пиквер Р., Реэбен В., Сальм Я., Там-

мет X.).

Малышева Алевтина Федоровна

Р. в деревне Волот Болотовского р-на Новгородской обл.

РСФСР 25 июля 1921. В 1947 окончила ЛГУ. Канд. физ.-мат.

наук с 1959, звание ст. науч. сотр. с 1963. В 1941—1945 пла-

новик военно-полевого строительства, преподаватель физики и

математики, воспитатель в детском доме ЧАССР и г. Кировска
Мурманской обл. В 1947—1952 ст. лаборант, затем ассистент

в ЛГУ, в 1952—1960 мл. науч, сотр., а с 1960 ст. науч. сотр.
ИФА АН ЭССР.

1. О сублимат-фосфорах на основе галоидных солей металлов

2-й группы. ДАН СССР, 96, 1954, 465—468. (Соавтор Кле-
мент Ф.).

2. Спектры поглощения твердых растворов свинца в галоидных

солях. Изв. АН СССР, сер. физ., 18, 1954, 685—686.

3. О природе спектров возбуждения некоторых кристаллофосфо-
ров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 1, 1955, 44—56. (Соавтор Кле-
мент Ф.).
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4. Влияние газов на процессы возникновения некоторых фосфо-
ров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 4, 1956, 36—41. (Соавторы Кле-
мент Ф., Нилова Н., Соловьева А.).

5. О спектральных свойствах некоторых сублимат-фосфоров. Ма-

териалы V Совещания по люминесценции. Тарту, 1957, 100—107.

6. О спектральных характеристиках фосфоров на основе галоид-

ных солей металлов 2-й группы. Тр. ИФА АН ЭССР, № 7,
1958, 141—152.

7. Спектральные характеристики сублимат-фосфоров СзНа!—Тl. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 29—48.

8. Кристаллофосфоры на основе галоидных солей металлов 2-й

группы. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 111—124.
9. О многослойных люминесцирующих экранах для ультрафиоле-

товой микроскопии, I. Тр. ИФА АН ЭССР, № 6, 1957, 193—

204. (Соавторы Клемент Ф., Ильева И.).
10. О многослойных люминесцирующих экранах для ультрафиоле-

товой микроскопии, 11. Доклад на VI Совещании по люминес-

ценции, Ленинград, 1959.
11. О некоторых сублимат-фосфорах на основе сульфида цинка.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 105—119. (Соавтор йыгиХ.).
12. Спектральные характеристики сублимат-фосфоров СзНа!—РЬ.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 72—82. (Соавтор Егорова Л.).
13. Спектры поглощения галоидных солей свинца в области от

; 2до 9,5 эв. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 112—120. (Со-
авторы Ильмас Э., Лийдья Г., Кинк Р.).

14. Фотолюминесценция 7пB и 7пB—Си сублиматфосфоров. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 68—77. (Соавтор Калдер К.).

15. Люминесценция марганца в галоидных солях свинца и таллия.
Изв. АН СССР. сер. физ., 30, 1966, 1473—1476.

Манкин Ольга Гансовна

Р. в г. Тара Омской обл. 3 августа 1921. В 1942 окончила

Томский государственный университет. В 1942—1945 работала
в Сибирском физико-техническом институте при Томском гос-

университете. С 1946 работает в ТГУ ассистентом и ст. пре-
подавателем.

1 Рйй81ка копзрек! I, ЕезН Рб11ита]апс1и8е АкаЛееггйа, Таг1и,
1957, 97 1к. (Каазаи(опс1 Наау А., Л., Рае А.).

2. РйЙ81ка копзрек! II. ЕезН Рб11ита]апс1и8е Акайееггпа, ТаНи,
1958, 112 1к. (Каазаи1опс1 Наау А., Лаек I., Рае А.).

3. О диффузии ионов примеси в щелочногалоидных кристаллах.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 80—90.

4. Еййз1ка й1езаппе1е ко§и, ЕРА го1арпп1, ТаНи, 1962, 95 1к.
5. 8оо]‘изкпге(1, ТаШпп, 1962, 64 1к.
6. 01<ЛГййз1ка й1езаппе1е ко§и, ТРСТ го1арпп{, ТаНи, 1965, 240 1к.

(Каазаи1опс1 Наау А., КиЛи К., ЬетЬга Л.).
7. О диффузии ионов таллия в монокристаллах йодистого калия

Тр. ИФА АН ЭССР, № 31, 1966, 183—189,

Марран Хуго Эдуардович
Р. в Тарту в марте 1902. В 1932 окончил Тартуский универси-
тет. Работал в Тартуском университете ассистентом с 1944 по
1964.
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Р. в г. Выру 25 октября 1936. В 1960 окончила ТГУ. Работала

механиком ИФА АН ЭССР в 1960, инженер в 1961. С 1962

мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР.
1. Спектроскопия кристаллов, активированных ртутеподобными

ионами. 11. Фосфоры на основе Са3(РО4 ) 2 . Тр. НФЛ АН ЭССР,
№ 17, 1961, 67 —86. (Соавтор Лущик Н.).

2. Сенсибилизованная люминесценция Са 3 (РО4 ) 2 —СаМп и

Са 3(РО 4) 2
—IпМп. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 51—56. (Со-

автор Лущик Н.).
3. Спектроскопия кристаллов, активированных ртутеподобными

ионами. 111. Фосфоры на основе кислородо- и фторосодержа-
щих соединений. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 61—71. (Со-
автор Лущик Н.).

4. Ртутеподобные центры люминесценции в ионных кристаллах.
Физика щелочногалоидных кристаллов. Труды II Всесоюзного

1. Рйй51ка йШкигзиз I, КК «ТеадизНк Кдпапбиз». ТаНи, 1947,

2.

564 1к. ОтЬег1бб1аШ<1 ]'а 1а1епба1иб 1гйкк, ЕезН РпкИк К1Г)аз-
1из, ТаШпп, 1959). (КаазаШопб Л., МШ А., Мйгк Н.,
Рае А.).
Рййз1ка йШкигзиз II, ЕезН КпкНк ТаШпп, 1952. От

3.

ЬеНсбШиб ]а ШепбаШЛ 1гйкк, 1961, 444 1к. (КаазаШогМ
Л., М1Н А., Мйгк Н., Рае А.).

Термоизолятор для униполярной аэроионизации воздуха. Пере-

4.

довой научно-технический и производственный опыт. Филиал

Всесоюзного ин-та научн. и техн, ниформации. Тема 34, 1957,
№ П-57-28/7, 12—18. (Соавторы Митт А., Рейнет Я.).
Об исследовании связи между плотностью атмосферных ионов

5.

и метеорологическими элементами. Уч. зап. ТГУ, № 59, 1958,
108—138.

О1с1Шйз1ка ргакЯкипи (б6)и1тепШд 2. Меккаатка ]'а шо1еки1ааг-

.6

Гййзхка, ТКО пЯарппк ТагШ, 1962, 94 1к. (КаазаШопб
В1ске1е 2., Киби К., РгйНег Р., КаШззерр Ь., Татт Е.).
О1сИйй81ка ргакНкигт ШоркепсНб, ТРО пЯарппк Таг1и, 1963,

7.

31 1к. (КаазаиШгШ Кагк V., Когпе! V., Л., Рае А.).
Ойие1ек1гШ81е уааИизапдтеШ (ббНепмзез!:. ТеабизПк копуегеп1я

такшааНка )а Iета гакепбизакб», ТРО — ЬИB,
ТаНи, 1963, B—ll.

Мейтре Йоханнес Хиндрекович

Р. в ЭССР, Вирумаа, с. Вайвара 13 ноября 1906. В 1936 окон-

1.

чил Тартуский университет. В 1936—1940 работал преподава-

телем гимназии. В 1940—1951 ассистент, а с 1951 ст. препода-
ватель Таллинского Политехнического Института.
Атом водорода в квантованном пространстве в релятивистском

2.
случае. Тр. ТПИ, сер. А, № 89, 1957, 1—14.

Определение интенсивности рентгеновских линий у цилиндри-

3.

ческих образцов при касательном рентгеновском луче. Тр. ТПИ,
сер. А, № 172/175, 1960, 39—45. (Соавтор Шульте К.).

ТР1 го1арпп(, ТаПшп, 1966, 60 1к.

Мерилоо (ДАууга) Иви Арнольдовна
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Совещания, Рига, 1962, 102—115. (Соавторы Лущик Ч., Лу-
щик Н., Зазубович С.).

5. Полосатые спектры кристаллов, активированных ртутеподоб-
ными ионами. I. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 22 —37. (Со-
авторы Лущик Ч., Лущик Н.).

6. Локализованные электронные возбуждения ионных кристаллов,

активированных ртутеподобными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 28, 1964, 3—19. (Соавторы Лущик Н., Лущик Ч., Лийдья Г.).

7. Цинксульфидный фосфор с глубокими уровнями захвата. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 28, 1964, 121—127. (Соавторы Яэк И., Са-

вихин Ф.).
8. Кристаллофосфоры с ртутеподобными активаторами и проб-

лема предсказания спектров новых люминофоров. Изв. АН

СССР. сер. физ., 30, 1966. 1517—1520. (Соавтор Лущик Н.).

Метс Георг Александрович

вещания по расширению использования в строительстве неор-
ганической части сланца-кукерсита. АН ЭССР, Институт строи-
тельства и строительных материалов. Эстгосиздат, Таллин, 1955,
89—95.

7. Физика I, ротапринт ТПИ, Таллин, 1954.

8. Физика 111, ротапринт ТПИ, Таллин, 1954.
9. Физика 11, ротапринт ТПИ, Таллин, 1955.

10. ОlсИййBlка. КШетааНка ]'а 8188е]и11а1из таШтааНИззе апаlййBй
ТРI гоlаргlпl, ТаШпп, 1958. (КаазаиШг РеШгзеп I.). Уепе-
кее!пе уаЦааппе, 1959.

11. Лабораторные работы по физике I. Ротапринт ТПИ, Таллин,
1958, 75 стр. (Соавторы Мейтре И., Юуль Л.).

12. Лабораторные работы по физике 11. Ротапринт ТПИ, Таллин,
1960, 68 стр. (Соавторы Шульц К., Юуль Л.).

13. Лабораторные работы по физике 111. Ротапринт ТПИ, Таллин,
1959, 56 стр. (Совторы Ору X., Юуль Л.).

14. ЛнЬНуизе (еоопа. РооЦиЫН ]а пепбе каBиlатlпе, ТРI го!а-

-рппl, ТаШпп, 1964.

Р. в с. Пожарском Крестенкого уезда Новгородской губ. в

1911. В 1934 окончил Тартуский университет. Магистр (: 1935,
канд. физ.-мат. наук с 1947, звание доцента с 1947. Работал
ассистентом в Тартуском университете 1935—1936. В 1936—
1937 науч, стипендиат в Лейпцигском университете. В 1937—

1941 ассистент ТПИ. В 1943—1944 работал в Институте физи-
ческих проблем АН СССР. С 1944 доцент ТПИ.

1. ЗкиИигЬезНттипд бег т(егте(Нагеп РЬазе

АиРЬ 2. ТаШппа ТеЬткайПкооП. 8ег. А, № 14. 1940, 1—20. (Со-
автор Сео1§и. Наггу).

2. Применение методов рентгеноструктуриого анализа для иссле-

дования минералогического состава сланцевой золы. Тр. II Со-

3. ТеЬпШпе ШЙ81ка. ТР1 гсЛарпШ, ТаШпп, 1945.
4. Рйй§1ка I, ТР1 «АкабеетШпе копизрп», ТаШпп, 1946.

5. РйЙ81ка 11, ТР1 «АкадеетШпе коппзрп», ТаШпп, 1946.
6. Е1ек1ег ]а ТР1 «АкаскетШпе кот18]оп», ТаШпп

1947.
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Р. в г. Лебедень Липецкой обл. 28 марта 1934. В 1957 окон-

чила Московский технологический институт. С 1962 механик

ИФА АН ЭССР.
1. О возбуждении центров люминесценции быстрыми фотоэлект-

ронами. Тр. ИФА АП ЭССР, № 34, 1966, 161 —164. (Соавтор
Савихина Т.).

Митт Анатоли Мартынович

12. М. V. котопоззоу — уепе Iообиз!еабизе га]а]‘а. ТКС го!арппl.
ТагШ, 1961, 22 Iк. (КаазаШог Уагер Е.).

13. Тагlи КпкИки ОИкооН Рййзlка-МаlетааНкаl:еабиßкопб, ТКО го-

15. РйСЫка й1е8аппе<е коди,
ЗскиИз К., .Гии! Ь.).

ТаШпп, 1966. (Каа8аи1ог1<1

16. Такке кека Гййз1ка, ТР1 го1арпп1, ТаПчпп, 1966.

Миленина Руфина Васильевна

Р. в Петербурге 23 января 1909. В 1932 окончил Тартуский уни-
верситет, степень магистра получил в 1938, канд. физ.-мат.
наук с 1949, звание доцента с 1946. Работал в 1929—1941 в

Тартуской 1-й средней школе, в 1941 и в 1944—1945 ассистент

Тартуского госуниверситета, в 1945—1959 доцент, зав. кафед-

1.

рой общей физики, в 1951—1961 декан естественно-математи-

ческого факультета, с 1961 декан физико-математического фа-
культета ТГУ.

Рййз1ка кезккооб VIII к1аззПе. КК

2.
ТаШпп, 1945, 88 1к. (КаазаШог Ьап{т Л.).
Еййз1ка кезккооИ IX к!аззПе. КК Юп’апбиз»,

3.

ТаШпп, 1946, 170 1к. (КаазаШог Л.).
Рййз1ка кезккооИ X к1азз11е. КК К1г]апбиз»,

4.
ТаШпп, 1946, 139 1к. (КаазаиШг <!•).
РйЙ81ка кезккооИ XI к1аззИе. КК К1г]апбиз»,

5.

ТаШпп, 1946, 157 1к. (КаазаШог кап§ Л.).
МоНоошбе Шзебизе шаагагшпе ТагШз 1937. а. ТКО

6.
1о1теНзеб, № 2, 1946, 40 1к.
Кйз1ти81 ]'а й1езапбе1б VIII ]’а IX к!азз11е I. КК

7.

Ки]апбиз», ТаШпп, 1947, 172 1к. (КаазаШог
кап§ Л.).
Рййз1ка Шбкигзиз I. КК «ТеабизИк К1г]апбиз», ТагШ, 1947,

8.

551 1к. ОтЬег1бб1а1иб 1гйкк, ЕезИ КпкИк К1Г]'а$1и$, 1959,
496 1к. (КаазаиШпб Л., Маггап Н., Мйгк Н., Рае А.)
Кйз1тиз1 ]а Шезапбе1б ?ййз1каз1 X ]а XI к1аззПе II. КК

9.

К1г]'апбиз», ТаШпп, 1948, 96 1к. (КаазаШог
Ьап§ Л.).
Рййз1ка Шбкигзиз 11. ЕезН КпкИк К1г]аз1из, ТаШпп, 1952,

10.

452 1к. ОтЬег1об1а1иб 1гйкк, 1961, 444 1к. (КаазаШопб кап§ Л.,
Маггап Н., Мйгк Н., Рае А.).
Термоионизатор для униполярной аэроионизации воздуха. Пере-

11.

довой научно-технический и производственный опыт. Филиал

Всесоюзного ин-та научи, и техн, информации, тема 34, 1957.

П-57-28/7, 12—18. (Соавторы Марран X., Рейнет Я.).
РгакНПз! ШезапбеИ ГййзШа а!а1. ТКО го!арпШ, ТагШ, 1960,
20 1к.
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Р. в Волосовском р-не Ленинградской обл. в 1923. Окончил

Московский институт стали в 1948. Канд. техн, наук с 1957.
Звание доцента с 1959. Работал в 1949 —1953 ассистентом ТПИ,
в 1953—1956 аспирант кафедры физики. С 1956 доцент кафедры
металловедения ТПИ.
Исследование изменений микроструктуры и свойств малоугле-

родистой стали при испытании на усталость. Тр. ТПИ, сер. А,
№ 90, 1957, 1—22.

Рентгенографическое исследование процесса усталости малоугле-

родистой стали. Тр. ТПИ, сер. А, № 91, 1957, I—lß.

Универсальная рентгеновская камера для съемки поликристал-

лических образцов. Тр. ТПИ, сер. А, № 156, 1959, 57—72.

1.

2.

3.

Мюрк Херман Юрьевич

Р. в Валгаском р-не ЭССР 21 августа 1908. Окончил Тартуский
университет в 1938. Работает в Тартуском университете с 1940

лаборантом и ассистентом, а в настоящее время старшим пре-
подавателем.

1арпп1, Таг1и, 1962, 72 1к. Когс1из1гйкк, 1964. (КаазаиГоги!
Киди К., Ьер1к 0., Раз! V., КеЬапе К--С.).

14. А1е1зШки казуа1из166 уа]а11ккизез1 кезккооИз. ЕМ8У та1етаа-

Нки1е ]’а Гййз1ки1е II 1еадизПк-рес1а§оо§Шзе копуегепЫ НИп-
еНекаппе!е ТРО го1арпп1, ТагТи, 1962, 60—63.

15. РеИ§1ооззе1е уаагзе1зикоЫаде ра1]аз1ат1пе Гййз1ка оре(ат1зе1.
А1е1з111киз1 казуа!изез1 кооНз. ЕезН КпкПк Кдп’азШз, ТаШпп,
1963, 35—51.

16. А1е1з1Пки еезтагк ]а Шезапбес! убШизс
е1арП'. Еоо6из1еадизес1 ]а геП§1ооп, ЕезН КаатаЕ

ТаШпп, 1966, 29—43.

Мозберг Рудольф Карлович

1. Рййз1ка йМкигзиз I, КК «ТеайизПк Кдпапбиз» 1947, 564 1к.
СтЬег1б61а1ид (а 4а1епс1а1ис1 уаНааппе. ЕезН КпкНк КьпазШз,

2.

ТаШпп, 1959, 496 1к. (Каазаи1ог1(1 Ьап§ 1., Маггап Н., Л\И1 Л.,
Рае А.).
Рййз1ка йШкигзиз 11. ЕезН КИкИк К1Г]аз1из, ТаШпп, 1952,

3.

452 1к. СтЬег1об1а1ид ]’а 1а1епг1а1и<3, 1961, 444 1к. (КаазаикиШ
3., Маггап Н., МН1 А., Рае А.).

Актинометрическая линейка для определения коэффициента

4.

прозрачности Р
т

и фактора мутности Т
т . АН СССР ИТЭИН,

Приборы и стенды, тема 7, 1956, № П-56—454, стр. 3—15.
А1тоз1аап 1аЫра1з1уизе кагак1епзНки1е га1з1опаа1зез1 маИкизЕ

5.

ТК1) 1о1теНзед, № 59, 1958, 12—40.

Ра1кезе о!зезе 1п1е§гаа1зе кпщизе пйепзпузизе уа1ет11е й1Шз-

6.

1агшзе ка!зез1. ТРО НлтеНзед, № 59, 1958, 3—11.
О рациональности индекса мутности Н. Махоткит. Исслед

7.

по физ. атмосферы ИФА АН ЭССР, № 1, 1959, 26—42.

Монограмма для вычисления некоторых характернопгд про-

8.

зрачности атмосферы. Исслед. по физ. атмосферы ИФА АН

ЭССР, № 1, 1959, 15—25.
О новой формуле интенсивности излучения и о новых харак-
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теристиках прозрачности атмосферы. Исслед. по физ. атмос-

феры ИФА АН ЭССР, № 1, 1959, 7—14.
9. Лийепб Иеlк!уаlе ббрПуебе ]’а уигпаПзйе уааllизlекз. ЕНBУ ТА

ШB, Тагlи, 1959, 33 Iк. (Каазаи(ог НННзк Н.).
10. Кlпта иипгтйзе ргоЫеете Iоо6изка!lзе- ]а кее!иаlасlеl. Ьооёиз

каИзе Вйllеlаап, № 1, 1959, 41—49.
11. Ра!кезе киргизе ккпШзез! гакепбагтнзезк ЕНBУ РТТЬО, № 7,

1959.
12. О приведении некоторых характеристик прозрачности атмосферы

от одной величины 8 0 к другой. Исслед. по физ. атмосферы
ИФА АН ЭССР, № 2, 1960, 7—13.

13. О вычислении возможных суточных сумм прямой радиации
Солнца. Исслед. по физ. атмосферы, ИФА АН ЭССР, № 4,
1963, 5—13.

15. О некоторых свойствах эффективного коэффициента прозрач-
ности атмосферы. Исслед. по физ. атмосферы ИФА АН ЭССР,
№ 5, 1964, 5—9.

16. СПб- ]а а§готеlеогоlоодра, «ЕезН КаатаЬ, ТаШпп, 1964, 766 Iк.
(Каазатйопб Агикзааг Н., Ьнбетаа Н., МагИп 1., Не! 1., Рстк-
-1!к К.).

17. О связи между характеристиками солнечной активности и не-

которыми метеорологическими элементами. Сборник работ Тал-
линской ГМО, 1965, вып. 3, 50—55.

Нийлиск Ахти Иоханнесович

Р. в г. Хаапсалу ЭССР 10 июня 1937. Окончил ТГУ в 1960.
В 1960—1963 мл. науч сотр., в 1963—1966 аспирант ИФА АН
ЭССР. С 1966 мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР.

1. О люминесценции щелочногалоидных фосфоров, активирован-
ных европием. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 36—50. (Со-
автор Кире Я.).

2. Влияние высокого давления на фотопроводимость некоторых
полупроводников. ФТТ, 7, 1965, 931—933. (Соавторы Герсг А.,
Кире Я.).

3. Внутрицентровые электронно-колебательные процессы и некого-

рые вопросы передачи энергии в активированных щелочнога-

лоидных кристаллах. Ргерг!пlз. Iпlегп. СопГ оп Ьипмпезсепсе,
Вибарез!, 1966, С5, уоl. 11, 174—179. (Соавторы Берзи.зь Б.,
Плявинь И.. Тале А., Тринклер М., Черняк В.).

Нымм Уно Хендрикович

Р. в Таллине 4 мая 1930. Окончил ТГУ в 1955. Канд. физ,-
мат. наук с 1964. Работает аспирантом, ассистентом и старшим
преподавателем в ТГУ с 1955.

1. О конденсаторном методе определения знака носителей фото-
тока в кристаллофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 1, 1956.
124—128. (Соавтор Уйбо Л.).

2. О конденсаторном методе определения знака носителей фото-
тока в кристаллофосфорах. Труды первой межвузовской конфе-

14. гакепбизтекогсЯооеча кйз1ти81. ТеабизНк копуегеп1з

та1етаа11ка ]а 1ета гакеп<1и5а1а(1», ТКО — ЬС18.
Таг1и, 1963, 5—7.
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Отс Ильмар Хансович

Р. в Таллине 27 ноября 1937. Окончил ТГУ в 1962. Работал в

ренции по современной технике диэлектриков и полупроводни-
ков. Л., 1957, 256. (Соавтор Уйбо Л.).

3. О конденсаторном методе определения знака носителей фото-
тока в кристаллофосфорах. Изв. АН СССР, сер. физ., 21, 1957,
648—649. (Соавтор Уйбо Л.).

4. О фотоэлектрических явлениях в люминесцирующих порошках
2п—Си (N1, Ре, Со) 2п8—С68 —Си. Изв. АН СССР, сер. физ. г

23, 1959, 1286—1289. (Соавтор Уйбо Л.).
5. Фотоэлектрическая поляризация смешанных фосфоров сульфида

цинка и кадмия. Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 199—200.

(Соавтор Айдла А.).
6. Автоматический спектрограф на базе монохроматора УМ-2.

Приборы и техника эксперимента, № 4, 1960, 145—146. (Со-
авторы Кийс В., Паэ А., Реэбен В.).

7. Фотоэлектрическая поляризация смешанных фосфоров сульфида
цинка и кадмия. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 249—261.
(Соавтор Айдла А.).

8. Автоматический спектрограф на базе монохроматора УМ-2. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 120—134. (Соавторы Кийс В.,
Паэ А., Реэбен В.).

9. О фотодиэлектрическом эффекте в фосфорах 2п8—Си и 2п8 •

• СП8—Си. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 194—202. (Соавтор
Раммо И).

10. О фотодиэлектрической поляризации фосфора 2л8—Си. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 15, 1961, 203—208. (Соавтор Кропман Д.).

11. Оррета(ег]а1е 1бб1а]а1е 1а1епс1и8киг8и81е81 оза-

уб1]а(е!е. ТРО го1арг1п1, Таг1и, 1961, 52 1к. Ьбик Р.).
12. Введение в вакуумную технику. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1961,

28 стр. (Соавтор Раммо И.).
13. Релаксация фотопроводимости и люминесценции фосфоров

2п8 • С68—Си. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 123—141. (Со-
автор Раммо И.).

14. Об использовании модулированного света при измерении фо-
тодиэлектрического эффекта 2п8 • Сс18—Си. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 21, 1962, 284—287. (Соавтор Раммо И.).

15. Спектры инфракрасного тушения фотопроводимости и люми-

несценции фосфоров 2п8 • Сс18—Си. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18,
1962, 107—122. (Соавтор Раммо И.).

Ору Хейно Юрьевич

Р. в Тарту в 1908. Окончил Тартуский университет в 1932.

Канд. физ.-мат. наук с 1961. Работал в 1932—1941 геодезистом

военного штаба, в 1942—1944 в Институте физики металлов

АН СССР, в 1944—1964 на кафедре физики ТПИ. С 1964 на

кафедре математики ТПИ.
1. О зависимости остаточной намагниченности от фазы размыка-

ния переменного тока. Тр. ТПИ, сер. А, № 95, 1957, I—l3.1 —13.
2. О некоторых факторах, имеющих значение при намагничива-

нии тела переменным током. Тр. ТПИ. сер. А, № 141, 1958,
1— 14.
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ИФА АН ЭССР с 1962 мл. науч, сотр., с 1966 — аспирант.
1. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четы-

рехфермионного взаимодействия. Тр. ИФА АН ЭССР, № 22,
1963, 54—60. (Соавторы Айнсаар А., Ыйглане X.).

Палги Лаур Даниелович

Р. в Тарту 19 мая 1935. Окончил ТГУ в 1958. Канд. физ.-маг.
наук с 1964. Работал в ИФА АН ЭССР мл. науч. сотр. в

1961—1966, ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР с 1966.

1. К вопросу о влиянии промежуточного бозона на распад свя-

занного //-мезона. Тр. ИФА АН ЭССР, № 16, 1961, 69—72.

2. Влияние промежуточного векторного бозона на энергетический
спектр электронов распада мюона. Тр. ИФА АН ЭССР, № 19,
1962, 100—103.

3. Влияние промежуточного векторного бозона на вероятность
распада связанного //-мезона. Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963,
132—137.

4. Гамильтониан //-захвата при промежуточном бозоне. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 20, 1963, 151—153. (Соавтор Кыйв М.).

5. 8-матрица в формализме Кеммера—Дэффина. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 24, 1964, 67—100. (Соавтор Кыйв М.).

6. Влияние промежуточного векторного бозона на вероятность
захвата //-мезона. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964, 63—69
(Соавторы Кыйв М., Мейтре И.).

Паккас Роуль Рихардович

Р. в Таллине в 1930. Окончил ТПИ в 1955. Канд. физ.-мат. наук

с 1963. Работал с 1954 лаборантом, затем демонстрационным
ассистентом, с 1957 ст. преподаватель ТПИ.

1. Сравнение методов изучения пластической деформации метал-

лов при использовании рентгеновских установок УРС-70 и

УРС-50И. Тр. ТПИ, сер. А, № 194, Труды по физике. Сборник
статей 111, 1962, 53—70. (Соавтор Шульте К.).

2. Вклад границ зерен в общую деформацию при деформации
с различными скоростями. Тр. ТПИ, сер. А, № 194, Труды по

физике. Сборник статей 111, 1962, 77—82.
3. Исследование скоростного эффекта в широком диапазоне ста-

тических скоростей. Тр. ТПИ, сер. А, № 204. Труды по физике.
Сборник статей IV, 1963, 3—lo.

4. К методике разделения эффектов размытия дебаевских линий

методом гармонического анализа. Тр. ТПИ, сер. А, № 204

Труды по физике. Сборник статей IV, 1963, 11—22.

5. Исследование изменений в субструктуре никеля при деформа-
ции в широком диапазоне статических скоростей. Тр. ТПИ,

сер. А, № 204. Труды по физике. Сборник статей IV, 1963,
23—30.

6. Неоднородность пластической деформации никеля при дефор-
мировании с различными скоростями. Тр. ТПИ, сер. А, № 222

Физика, математика и механика. Сборник статей, 1965, 21—26

(Соавтор Паккас Л.).
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Паэ Александр Янович

Р. в Пярнуском р-не ЭССР 2 августа 1916. Окончил Тартуский
университет в 1938. Канд. физ.-мат. наук с 1961. Звание до-

цента с 1966. Работает в ТГУ с 1940 ассистентом, ст. препода

вателем, доцентом.

11. Влияние типа кристаллической решетки на спектры свечения

и возбуждения аммонийногалоидных фосфоров. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 8, 1958, 45—57.

1. Рййз1ка ргакНкит ТНС-з I, КК «ТеасШзНк К1Г]апдиз», Таг1и,
1945, 136 1к. КогйизШйкк, 1947, 208 1к. (КаазаШог Ьап& Л.)

2. Рййз1ка ргакНкит ТКО-з II, КК «ТеайизНк ТагШ,

1946, 120 1к. (КаазаиШг Л.).
3. Рййз1ка йШкигзиз I, КК «ТеабизНк К1г]апдиз», Таг1и, 1947,

564 1к. ОтЬег1661аШс1 ]а 1а1еп(1аШс1 Шйкк, ЕезН КИкНк К1Г]аз-
Шз, ТаШпп, 1959, 496 1к. (Каазаи1ог1<1 Маггап Н., МШ А.,
Мйгк Н., Л.).

4. Рййз1ка йНкигзиз II, ЕезН РПкПк К1г]аз1из, ТаШпп, 1952,
452 1к. ОтЬег16б1аШс1 ]’а 1а1епс1аШд Шйкк, 1961, 444 1к. (Кааз
аиШгШ Маггап Н., МИ! А., Мйгк Н., Л.).

5. Рййз1ка ргакНкит, ЕезН КпкНк КщазШз, ТаШпп, 1953. 304 1к
РагапйаШд ]'а ШепдаШс! 1гйкк, 1960, 384 1к. (КаазаиШг
Ме1з С.).

6. Рентгенографическое исследование кристаллофосфоров ЫН 4 С1—Т1
и ?Ш4 Вг—Т1. Изв. АН СССР, сер. физ., 5, 1957, 749—751.

7. О спектрах свечения активированных таллием МН
4
С1 и МН

4
Вг.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 6, 1957, 169—177.
8. Рййз1ка копзрек! I. ЕезН Акайеегта, ТагШ,

1957, 97 1к. ОтЬег1б61аШ(1 1гйкк, ЕРА го1арг!п1, ТагШ, 1961.
90 1к. (КаазаШогШ Наау А., Мапкт О., Л.).

9. Рййз1ка копзрек! II. ЕезН Рб11ита]ап(1и8е АкайеепНа, ТагШ,
1958, 112 1к. (КаазаиШгШ Наап А., Лаек I., МапкШ О.,

10. Кй1т уаШиз. ЬигшпезШепЫ 1еИпШз1 гакепсШзк ЕИ8У РоШН-
Нз1е ]а Теас1гтз1е ЬеуНапнзе

ТаШпп, № 93, 1958, 18 1к.

12. Ьшптезкеепуа зйзкепи МРЫ—ТН зкиккипПзкз! 1зеагазиз

1ез1. Тообиз ]'а МактааНка, № 1, 1959, 86 —90.
13. О строении щелочногалоидных кристаллофосфоров по данным

рентгеноструктурного анализа. Совещание по физике щелочно-

галоидных кристаллов. Тезисы докладов, Тарту, 1959, 22—23.

(Соавтор Хаав А.).
14. ОИгаЬеИ (а 8е11е кЬпШз! гакепбиз!. ЕК8У РоШНПзк ]а Теа-

бизакзк Теабпнзк ЬеуИагшзе уаЦааппе, ТаШпп, №87,
1960, 20 1к.

15. Спектр излучения и структура кристаллофосфора МН 4Л—ТП

Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, '1960, 49—61.
16. Автоматический спектрограф на базе монохроматора УМ-2.

Приборы и техника эксперимента, № 1, 1960, 145—146. (Со-
авторы Кийс В., Реэбен В.).

17. Применение люминесцентных методов исследования в оторино-
ларингологии. Вестник оториноларингологии, № 6, 1960, 101 стр
(Соавтор Сибул Л.).

18. П1сИйй81ка ргакНкипм Тоб]иЬепсН<1 I. ТРО го!арпп1, Таг1и, 1961,
20 1к. (Каазаикг Л).



Р. в Тарту 18 октября 1939. Окончил ТГУ в 1963. Работает

в ТГУ с 1963 стажером и аспирантом.
1. Тераомметр с радиоактивным генератором тока. Приборы и

средства автоматизации, № 8, 1965, 37 —42. (Соавторы Лоог П.,
Реэбен В., Сакс О.).

2. Тераомметр с радиоактивным генератором тока. Измеритель-
ная техника, 6. 1965, 28—31. (Соавторы Лоог П., Реэбен В.

Сакс О.).

но

19. Люминесценция аммоний-галоидных кристаллофосфоров. Изв.

АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 347—348. (Соавтор Уйбо Л.).
20. Автоматический спектрограф на базе монохроматора УМ-2.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 120—134. (Соавторы Кийс В.

Нымм У., Реэбен В.).
21. Ионизатор медицинского кислорода с автоматической стабили-

зацией температуры накаливаемой проволоки. Аэроионизация и

гидроионизация в медицине. Медгиз. Узб. ССР, Ташкент, 1962,
265—268. (Соавторы Рейнет Я., Реэбен В., Тамм Э.).
(ЛсИййзИса ргакНкиггн 466]иИепсНс1 4. ОрНка, ТРО го1арпп1,
ТаНи, 1963, 31 1к. (Каа8аи1оп(1 Кагк V., Когпе! V., Л.,
Маггап Н.).

22.

23. О структуре и люминесцентных свойствах системы 2п8—СиА18г.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 203—212. (Соавтор Пийр К.).

24. О новой возможности исследования свойств дифракционной
решетки в физическом практикуме. Изв. высш, учебн. зав

Физика, № 3, 1965, 159—196.

Пийр Ивар Рихардович

Р. в Тарту 20 октября 1929. Окончил ТГУ в 1952. Канд, физ.-
мат. наук с 1955. Работал в ТГУ ст. преподавателем, с 1961

и. о. доцента.

1. О проблеме взаимодействия квантованных электромагнитного
и гравитационного полей. Тр. ИФА АН ЭССР, № 5, 1957,
41—52.

2. О статических решениях проблемы многих частиц в общей

теории относительности. I. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964,
36—46.

3. О статических решениях проблемы многих частиц в обшей

теории относительности. 11. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964.
75—84.

4. Методы математической физики (Дифференциальные уравне-

ния в частных производных). Ротапринт ТГУ, Тарту, 1960.

204 стр.
5. ТегтоОйпааппка ]а з1аНзШ1пе Гшшка. I. ТРО го1арпп1, Таг1л,

1962, 162 1к.
6. Тегтобйпаагшка ]а зиИзННпе 1ййз1ка. II. ТРО го1арпп(, Таг1и,

1963, 232 1к.
7. ТегтоОйпаагшка ]а 1ййз1ка. III. ТРО го(арпп1,

Таг1и, 1963, 131 1к.

Пиквер Рейн Иоханнесович
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Пильвре Уно Вальдович

Р. в Таллине в 1927. Окончил ТПИ в 1954. Канд. физ.-мат.

наук с 1966. Работал с 1953 на кафедре физики ТПИ, с 1962

ст. преподаватель. С 1967 работает в Таллинском пединституте.
1. Устройство для автоматического фотометрирования рентгенов-

ских линий. Тр. ТПИ, сер. А. № 167. Труды по физике. Сбор-
ник статей 11, 1959, 3—ll.

2. Скоростная рентгеновская камера для обратной съемки. Тр.
ТПИ, сер. А, № 167, 1959, 12—18.

3. О возможности автоматического определения интенсивностей

рентгеновских линий при использовании фотографического ме-

тода регистрации. Тр. ТПИ, сер. А, № 194. Труды по физике.
Сборник статей 111, 1962, 43—52.

4. Влияние нагрузки на микротвердость отожженных металлов.

Тр. ТПИ, сер. А, № 222. Физика, математика и механика. Сбор-
ник статей, 1965, 27—34.

5. Зависимость микротвердости пластически деформированного
металла от температуры деформирования и нагрузки инден-

тора. Тр. ТПИ, сер. А, № 222. Физика, математика и механика

Сборник статей, 1965, 35—42.
6. Влияние температуры деформации на эффекты, вызывающие

расширение рентгеновских линий и изменение их формы. Тр.
ТПИ, сер. А, № 222. Физика, математика и механика. Сборник
статей, 1965, 43—54.

Прээм Раймунд Александрович

Р. в Нарве 16 декабря 1918. Окончил Тартуский университет
в 1940. Был ассистентом кафедры физики ТГУ в 1944—1949,
с 1957 работает мл. науч, сотр., с 1967 главный инженер сек

тора теоретической физики ИФА АН ЭССР.
1. О методике конечных разностей в квантовой механике. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 13, 38—66, 1961.
2. О вычислении интегралов Франка—Кондона для гармонического

осциллятора. Тр. ИФА АН ЭССР, № 16, 1961, 57—68.
3. Вычисление интегралов Франка—Кондона для осциллятора

Морзе методом производящей функции. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 19, 1962, 89—99.

4. О вычислении интенсивностей спектральных линий комбина-

ционного рассеяния в приближении гармонического осцилля-

тора. Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 114—121, 1963.
5. О возможности квазилинейчатой структуры спектра комбина-

ционного рассеяния на колебаниях решетки. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 20, 157—160, 1963. (Соавторы Ребане К., Хижня-

ков В.).
6. О вычислении сумм в теории комбинационного рассеяния в

приближении гармонического осциллятора. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 25, 1964, 47—62.

Прюллер Паул-Эгон Кристьянович

Р. в Таллине 25 марта 1905. Окончил Тартуский университет
в 1932, звание доцента получил в 1949. Работал в 1928—1940
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9. Еез!l га!lуааBlгопооппа. Еез!l Ьообиз, № 6, 1961, 354—358.

10. Оlбlийзlка ргакНкипн 4об]иЬепсПсl 2. МеИаатка ]а тоlекиlааг-
ГййBlка, ТРО го!арпп!, Таг!и, 1962, 94 Iк. |Каазаи!опб Вlске-

-1е 2., Киби К., Маггап Н., Ра!аззерр Ь., Татт Е.).
11. Оlб)ййзlка ргакНкипн 4о6]иЬепсНсl 3. Еlек!ег, ТРО го!арпп!,

Таг!и, 1962, 102 Iк. (Каазаи!опб Кагк V., КПкзоп Е., КогпеlУ..
Киби К., Татт Е„ Татте! И.).

12. Генерирование, физиологическое действие и терапевтическое

применение электроаэрозолей. Уч. зап. ТГУ. Труды по аэро-

ионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 16—36. (Соавторы
Раудам Э., Рейнет Я-, Сийрде Э.).

13. Генерирование, физиологическое действие и терапевтическое

применение электроаэрозолей. Труды Ленинградского общества
естествоиспытателей, 74, 1963, 100—104. (Соавторы Раудам Э.,
Рейнет Я, Сийрде Э.).

14. О научно-исследовательских работах в области естественной

и искусственной аэроионизации и электроаэрозолей в Тарту-
ском государственном университете. Труды по аэроионизации

и электроаэрозолям. Уч. зап. ТГУ, № 140, 1963, 3—15. (Со-
авторы Рейнет Я., Сакс О.).

15. О связях ионизации атмосферы и других метеорологических

факторов с заболеваемостью и смертностью. Труды по меди-

цине V. Уч. зап. ТГУ, № 134, 1963, 50. (Соавтор Рийв Я.).
16. Применение электроаэрозолей в медицине. Материалы I Все-

союзного симпозиума по применению аэрозолей в медицине. Мед-

гиз, Москва, 1963, 66. (Соавторы Раудам Э„ Рейнет Я., Сийр-
де Э.).

17. О применении аэрозолей и электроаэрозолей в оториноларин-

в Обществе взаимного страхования «Эсти», в 1938—1940 в

1

Тартуском университете, с 1941—1947 учителем математики и

физики в Тарту и Пыльтсамаа, а с 1947 вначале ассистентом,

потом ст. преподавателем и доцентом в ТГУ.
Высокочастотный электроэффлювиальный аэроионизатор. Фи-

2.

лиал Всесоюзного института научной и технической инфор-
мации АН СССР. Москва, 1957, тема 34, № П-57-24/6, 3—9.

(Соавторы Кийс В., Рейнет Я.).
Кбг§8а§ес1и8-е1ек1гоеЯиу1аа1пе асго1огн8аа!ог ]а кШпШз! !аЬе!е-

3.

рапекшб зе11е гакепбапнзе! шесШзнпШзез ргакЕказ. ТРО ТоР

теНзес!, № 57, 1958, 3—16. (Каазаи!опс1 Сегазз1тоуа К..
Леп!з А., Кете! Л., 8пгс1е Е.).
Аэрозольионизатор. Вопросы курортологии V, Рига, 1959, 38 —43.

4. Ниез! аегозоокрагааШз! ]а !айе1ерапекшс1 зе11е кШпШзе! гакеп-

5.

с1аггнзе1. ЕезН ТегутзЬоМ, № 2, 1959, 32 —35. (Кааз-
аи!опс! Сегазз1тоуа К., Леп!з А., Знгде Е.).
Мбо1т13У1да(1е агуи!ат1пе, ТРО го!арпп!, Таг1и, 1960, 40.

6.
(Каазаи(ог Татте! Н.).
Физические обоснования различия физиологического действия

7.

аэрозолей и электроаэрозолей. Уч. зап. ТГУ. Труды по меди-

цине IV, 1961, 112, 7—14. (Соавтор Рейнет Я.).
Мбб(т18У1§а(1е агуи!атте, ТРО го!аргт!, Таг!и, 1961, 46 1к.

8.

Тгиепс1а!ис1 !гйкк, 1962, 46 1к. Уепекее1пе уа1]ааппе, 1961, 501к.
(Каа8аи!ог Татте! Н.).
Еез!1 гакуааз!гопоогта. ЕезИ Ьообиз, № 5, 1961, 291—295.
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гологии. Вестник оториноларингологии, № 2, 1963, 3—lo (Со-
автор Сийрде Э.).

18. Аэрозольионизатор и сравнительные наблюдения о действии

аэрозолей и электроаэрозолей на активность мерцательного
эпителия пищевода лягушки. Аэроионизация и гидроаэроиони-

зация в медицине, Ташкент, 1963, 86—88. (Соавтор Сийрде Э.).
19. Краткий обзор исследовательской работы в области аэроиони-

зации и электроаэрозолей в Тартуском государственном уни-

верситете. Труды Ленинградского общества естествоиспытате-

лей, 74, 1963, 97—100. (Соавторы Рейнет Я., Сакс О.).
20. Рецензия книги члена-корреспондента АН СССР профессора

А. А. Минха «Ионизация воздуха и ее гигиеническое значе-

ние». Здравоохранение Белоруссии, № 5, 1964, 90—92. (Со-
авторы Раудам Э„ Рейнет Я., Рийв Я., Сийрде Э.).

21. Еlек(гlргакНкитl (ббрйепейд, ТРО го(арпп(, Тагlи, 1965, 2451к.
(Каазаиlогlб Кагк V., Когпе! V., Киби К-, НеЬапе Б., Татт Е„
Татте! Н.).

22. Медицинское значение метеорологических элементов и типов

погоды. Труды по медицине XI. Уч. зап. ТГУ, № 178, 1965,
27—35. (Соавтор Рийв Я).

Пурга Ааре Паулович

Р. в Вильянди 1 июня 1937. Окончил ТГУ в 1960. Работал мл.

науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1960—1962, аспирант ИФА в

1962—1965, мл. науч. сотр. с 1965. Канд. физ.-мат. наук с

1967.

1. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах и

молекулах I. Метод моментов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961,
31—47. (Соавторы Ребане К-, Сильд О., Хижняков В.).

2. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах и

молекулах 11. Результаты расчетов различных моделей. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 48—75. (Соавторы Ребане К-,
Сильд О., Хижняков В.).

3. К вопросу о связи между рекомбинационным свечением и про-
водимостью в неизотермическом режиме. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 14, 1961, 270—271.

9. Изоэнергетическая колебательная релаксация и спектр люми-

несценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964, 109—112.
10. Релаксация локального возмущения в квантовой колебательной 1

системе. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27, 1964. 57—68.

4. 0 связи между рекомбинационным свечением и проводимостью.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 149—159. (Соавтор Ребане К.).
5. ВегесЬпипст бег АУагзсЬетКсЬкеИеп уоп ЕкИгопепзскуАгщигЩз-

пн! бег Мотеп1ептеШос1е. Хиг РЬуз1к ипб СЬет1е

бег Кп51а11рЬо8рЬоге II, ВегНп, 1962, 16—31.

(Соавторы Ребане К., Сильд 0., Хижняков В.).
6. Моменты вероятностей переходов без метода возмущений. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 19, 1962, 80 —87. (Соавтор Ребане К.).
7. О возможности обобщения формулы моментов. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 19, 1962, 146—147. (Соавтор Ребане К).
8. Выражение для моментов распределения вероятностей перехо-

дов без теории возмущений. Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963,
145—146.
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И. К теории квантовых интерференционных явлений в электронно-
колебательной системе. Изв. АН ЭССР, 15, 1966, 334—341.

12. Временная зависимость вторичного свечения при возбуждении
фотонным пакетом. Изв. АН ЭССР, 15, 1966, 293—296.

Пярсимяги (Пиногорова) Людмила Александровна

Р. в Сосновском р-не Горьковской обл. 22 октября 1927. Окон-

чила Саратовский государственный университет в 1950. Рабо-

тала мл. науч. сотр. в 1950—1962, мл. науч. сотр. ИФА АН

ЭССР с 1962.

1. Поверхностноактивированные сцинтилляторы. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 31, 1966, 160—182. (Соавторы Лущик Н„ Лущик Ч.,
Соовик Т., Яансон Н.).

Раммо Ильмар Хансович

Р. в Тарту 2 ноября 1937. Окончил ТГУ в 1961. Работает в

ТГУ с 1961 вначале аспирантом, потом мл. науч, сотрудником.
1. О фотодиэлектрическом эффекте в фосфорах 7пB—Си и Хп.B •

- СДB—Си. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 184—202. (Соавтор
Нымм У.).

2. Релаксация фотопроводимости и люминесценции фосфоров
ХпB—СНB—Си. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 123—141. (Со-
автор Нымм У.).

3. Спектры инфракрасного тушения фотопроводимости и люми-

несценции фосфоров 7пB-СсlB—Си. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18,
1962, 107—122. (Соавтор Нымм У.).

4. Об использовании модулированного света при измерении фото-
диэлектрического эффекта. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962,
284—287. (Соавтор Нымм У.).

5. Фотодиэлектрический эффект в 7пB • С6B—Си фосфорах. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 96—98

Реало Энн Хилларович

Р. в Вильянди 4 апреля 1939. Окончил ТГУ в 1963. Работал

библиографом в 1962—1963, мл. науч. сотр. в 1963—1965, аспи-

рант в 1965—1966 в ИФА АН ЭССР, мл. науч. сотр. с 1966.

1. Фотосцинтилляции в активированных ртутеподобными ионами

кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 97—103. (Соавтор
Соовик Т.).

2. О фотосцинтилляциях в кристаллах КЗ—Iп. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 30, 1964, 90 —92. (Соавтор Соовик Т.).

3. О нарастании и затухании сцинтилляций в активированных
таллием щелочных йодидах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31, 1966,
275—277. (Соавтор Соовик Т.).

4. Фотосцинтилляции в активированных щелочных йодидах при

возбуждении в области фундаментального поглощения. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 34, 1966, 115—129. (Соавтор Соовик Т.).

Ребане Карл Карлович

Р. в Пярну 11 апреля 1926. Окончил ЛГУ в 1952. Доктор физ.-
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маг. наук с 1965, звание ст. науч. сотр. с 1958, доцент с 1959,

член-корр. АН ЭССР с 1961. Работал ст. преподавателем ТГУ

в 1955—1956, ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1956—1959, зам

директора ИФА АН ЭССР в 1959—1964, академик-секретарь
отд. физ.-техн. и мат. наук АН ЭССР с 1964. По совместитель-

ству зав. каф. экспер. физики ТГУ (1958 —1960). Акад. АН
ЭССР с 1967.

1. О запрещенных зонах энергии для электрона в одномерном

непериодическом потенциальном поле. Тр. ИФА АН ЭССР.
№ 5, 1957, 72—84.

2. О критерии возникновения люминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР.
№ 7, 1958, 62—84.

3. О связи между законами затухания послесвечения и убывания
фотопроводимости. Опт. и спектр., 5, 1958, 95—96.

4. О релаксационных процессах в кристаллофосфорах со слож

ным спектром уровней захвата. Опт. и спектр., 5. 1958, 307—

311.

5. Метод расчета диэлектрических покрытий с непрерывно изме-

няющимся показателем преломления (случай нормального паде-

ния света). Уч. зап. ТГУ, № 62, 1958, 180—191.

6. О релаксационных процессах в кристаллофосфорах со слож-

ным спектром уровней захвата 1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 8,
1958, 134—154.

'

7. О релаксационных процессах в кристаллофосфорах со слож-

ным спектром уровней захвата 11. Тр. ИФА АН ЭССР, № 8,
1958, 157—173.

8. О точности различных вариантов принципа Франка—Кондона.
Инженерно-физический журнал, 2. 1959, 60—69. (Соавторы
Рентель А., Сильд О.).

9. Метод расчета металлодиэлектрических покрытий с непрерыв-

ными оптическими характеристиками. Уч. зап. ТГ|', № 74. 1959
75. (Соавтор Кеербсрг А.).

10. Релаксационные процессы в кристаллофосфорах со сложным

спектром уровней захвата. Материалы VII Совещания по лю-

минесценции, Москва, 1958, 208—212.

16. К теории электронно-колебательных спектров молекул и кри
сталлов. Изв. АН СССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 4. 1960,
313—330. (Соавтор Сильд О.).

17. Вычисление вероятностей электронно-колебательных переходов
для ангармонического осциллятора. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12,
1960, 3—19. (Соавтор Сильд О.).

18. О связи между электронно-колебательными полосами поглоше

и. Связь между рекомбинационным свечением и проводимостью
в неизотермическом режиме. ФТТ, 2, 1960, 273—274.

12. К1пееШ1з1ез1 рго1зезз1(1е81 кг181аШо81’оогМе8. Ьоодиз ]’а Ма1е-

тааНка, ТаНи, № 3, 1963, 47—55. (Каазаи1ог 8Пд О.).
13. Некоторые вопросы кинетики процессов в кристаллофосфорах.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 130—149. (Соавтор Сильд О.).
14. Вычисление вероятностей электронно-колебательных переходов

для ангармонического осциллятора. Изв. АН СССР, сер. физ..
24, 1960, 539 —544. (Соавтор Сильд О.).

15. К теории электронно-колебательных переходов в системах со

многими колебательными степенями свободы. Опт. и спектр., 9.

1960, 557—563.
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ния и излучения. Опт. и спектр., 9, 1960, 521—523. (Соавтор
Сильд О.).

19. Описание распределения вероятностей переходов методом мо-

ментов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 264 —266. (Соавтор
Сильд О.).

20. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах и

молекулах I. Метод моментов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961,
31 —47. (Соавторы Пурга А., Сильд О., Хижняков В.).

21. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах и

молекулах 11. Результаты расчетов различных моделей. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 48—75. (Соавторы Пурга А.,
Сильд О., Хижняков В.).

22. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах
и молекулах. Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 535—537.

(Соавтор Сильд О.).
23. ЬlBlгlЬиllоп о! IЬе ТгапзШоп РгоЬаЬШЕез Ьу Ше МеШоб о(

Мотепlз. Ргос. о? Iпlегп. Соп(. оп Bетlсопсlисlог Рйузlсз.
1960, 353—355. (Соавтор Сильд О.).

24. Описание распределения вероятностей переходов методом мо-

ментов. Физические проблемы спектроскопии. Изд-во АН СССР,
1, 1962, 163—165. (Соавтор Сильд О.).

25. Кййтакоопа ]а зеПе гакепбиз! тоlекиНсlе Пlп§ кпзlаШсlе Гйй-

81каз. ТРО го!арппl, Тагlи, 1961, 115 Iк. (Каазаиlог КпзlоЬ
Геl И.).

26. Замечание к описанию вероятностей переходов методом момен-

тов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 13, 1960, 112—114. (Соавторы
Сильд О., Хижняков В.).

27. О связи между рекомбинационным свечением и проводимостью.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 149—160. (Соавтор Пурга А.).
28. Об учете индуцированного испускания методом моментов. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 289—291.

29. ПlBlгlЬиНоп о! Ше Риапlнт Месйатса! ТгапзШоп РгоЬаЬШ-
Нез. Ргос. о! Ше Iп!егп. Сои!, оп Bетlсоп6исlог Рйузкз, Рга-

§ие, 1961, 353—356. (Соавтор Сильд О.).
30. Полуклассическая формула вероятностей безызлучательных

переходов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 16, 1961, 49—56.
31. О взаимодействии электронов примесного центра с колебаниями

решетки. Физика щелочногалоидных кристаллов. Труды II Все-

союзного совещания, Рига, 1961, 32. (Соавтор Кристофель Н.).
32. О возможности использования вынужденного испускания для

определения полос излучения примесных центров. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 15, 1961, 209—211.

33. Спектроскопические правила сумм с учетом индуцированного
испускания. Опт. и спектр., 13, 1962, 465—470. (Соавтор
Сильд О.).

34. Моменты вероятностей переходов без метода возмущений. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 19, 1962, 80—88. (Соавтор Пурга А.).

35. О возможности обобщения формулы моментов. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 19, 1962, 146—147. (Соавтор Пурга А.).
36. бег АУайгзсЬеюНсйкеИеп уоп Е1ек1гопеп8сй\У1П2-

ип§еп8йЬег§ап§еп тИ бег Мотеп1епте1Ьобе. 2иг Рйу81к ипб

Сйегше бег КпзЫГрйозрЬоге II, ВегПп, 1961,
16—31. (Соавторы Пурга А., Сильд О., Хижняков В.).

37. О методе моментов применительно к задаче стационарных со-
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стояний квантовой системы. Тп. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963,
59—66.

50. Теория электронно-колебательных спектров примесей в кри-
сталлах. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1963.

51. Принцип Франка—Кондона и эффект Мёссбауэра. Iр. ИФА

АН ЭССР, № 26, 1964, 25—37. (Соавтор Сильд О.).
52. Квазилинейчатые электронно-колебательные спектры и их связь

с эффектом Мёссбауэра. Материалы XV Совещания по спектро-
скопии, 1963. (Соавторы Преэм Р., Пурга А., Трифонов Е. Хиж-

няков В.).

54. Электронно-колебательные полосы центра люминесценции с уче-

том энгармонизма колебаний. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27, 1964,
23—56. (Соавторы Сильд О., Техвер И.).

55. О детальной структуре чисто-электронной квазилинии. Тр. ИФА

38. Спектроскопические правила сумм с улучшенной сходимостью.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963, 146—148.

39. К теории индуцированных переходов в электронно-колебатель-
ных полосах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1963. 18—21. (Со-

автор Сильд О.).
40. Некоторые вопросы теории центров люминесценции в кристал-

лофосфорах. Севкой!. Саз. Ру§., ЗА, 1963, 241—255. (Соавтор
Кристофель Н.).

41. К теории эффекта Шпольского. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21.
1962, 276—278. (Соавтор Хижняков В).

42. МоззЬаиеп еИекр ЕЫ8У та(етааНки(е ]а 1йй81ки1е II (.еабиз-
копуегеп181 1йЫеиекаппе1е ТРО го!ар-

пп(, Таг!и, 1962. (КаазаикжИ А., 811с1 О., Н12п]акоу V.).
43. Теория квазилинейчатых спектров в кристаллах 1. Теория эф-

фекта Шпольского. Опт. и спектр., 14, 1963, 362—370. (Соавтор
Хижняков В.).

44. Теория квазилинейчатых спектров в кристаллах И. Сравнение
эффекта Шпольского с эффектом Мёссбауэра. Опт. и спектр.,
14, 1963, 491—494. (Соавтор Хижняков В.).

45. К теории комбинационного рассеяния света молекулой. Изв.
АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн. наук. 12. 1963, 227 —237. (Со-
автор Ребане Т.).

46. О причинах различия полуширин полос поглощения и люми-

несценции. Опт. и спектр., 15, 1963, 569 —572. (Соавторы Кри-
стофель Н., Сильд О., Хижняков В.).

47. К теории квазилинейчатых электронно-колебательных спектров.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963, 153-156. (Соавтор Хижня-
ков В.).

48. О возможности квазилинейчатой структуры спектра комбина-

ционного рассеяния на колебаниях решетки. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 20, 1963, 157—160. (Соавторы Преэм Р., Хижня-

ков В.).
49. К теории взаимодействия переходов в электронной оболочке

и ядре примеси с колебаниями кристалла. Опт. и спектр., 16,
1964, 594—601.

.53. Квазилинейчатые электронно-колебательные спектры и их связь

с эффектом Мёссбауэра. XI СоПодшш 5рес1го8сор1ит 1п1егпа-
Нопа1е, 1963. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27, 1964, 3—16.
(Соавторы Трифонов Е., Хижняков В.).
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АН ЭССР, № 27, 1964, 17—22. (Соавторы Хижняков В.. Тех-

вер И.).
56. К теории ширины чисто-электронной линии и линии Мёссбауэра

свободной молекулы. Изв. АН ЭССР, 13, 1964, 165-—176. (Со-
автор Сильд О.).

57. Динамика решетки с примесями и квазилинейчатые электронно-
колебательные спектры кристаллов. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-
мат. и техн, наук, 13, 1964, 87—109. (Соавторы Кристофель Н.,
Трифонов Е„ Хижняков В.).

58. К теории комбинационного рассеяния света примесным кри-

сталлом. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 54—65. (Соавтор
Техвер И.).

59. К теории оптического аналога линии Мёссбауэра I. Влияние

зависимости электронного матричного элемента от координат
колебаний. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 76—82. (Соавтор
Авармаа Р., Хижняков В.).

60. К теории бесфононных линий. Материалы симпозиума по спек-

троскопии кристаллов, содержащих редкоземельные элементы

и элементы группы железа, Москва, «Наука», 1966, 33—38.

(Соавтор Хижняков В.).
61. Теория колебательной структуры спектров примесных кристал-

лов. Материалы симпозиума по спектроскопии кристаллов, со-

держащих редкоземельные элементы и элементы группы железа,

Москва, «Наука», 1966, 21—32.

62. Низкотемпературные спектры излучения кислорода в щелочно-

галоидных кристаллах. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн,

наук, 14, 1965, 309—312. (Соавтор Ребане Л.).
63. Эффект Мёссбауэра и его оптический аналог. Торжественное

собрание Академии наук Эстонской ССР, посвященное 25-летию

Эстонской Советской Социалистической Республики 16 июня

1965. Таллин, 1965, 72—84.

64. Функция стоксовых потерь в центрах люминесценции СсlB. Тр
ИФА АН ЭССР, № 32, 1967, 3—15. (Соавтор Лооритс В.).

65. Тйеогу о! IЬе УтЬгаНопа! 81гис1иге о! Ше Катал Bресlга о!

Iтриге Сгузlаlз. боигп. бе Рйуз. 16, 1965. (Соавтор Техвер И.).
66. К теории колебательной структуры спектра легкой примесной

молекулы. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 15,
1966, 299—301. (Соавтор Сильд О.).

67. Спектры в щелочногалоидных кристаллах и локальная дина-

мика решетки. РгерпМз. Iпlегп. СопГ оп Ьштцпезсепсе, Виба-

рез!, 1966, уоl. 11, 115—121. (Соавторы Ребане Л., Сильд О.).
68. Колебательная структура спектров примесных центров в двух-

фотонных процессах. Ргерппlз. Iпlегп. Сопl. оп Ьштипезсепсе.

Вибарез!, 1966, уоl. 11, 122—129. (Соавторы Лооритс В., Тех-

вер И., Хижняков В.).

Ребане Карл-Самуель Карлович

Р. в Вильяндиском р-не ЭССР 23 июля 1928. Окончил ТГУ в

1952. Канд. физ.-мат. наук 1955, звание доцента 1962. Работал

в 1952—1960 в ИФА АН ЭССР аспирантом, мл. науч, сотр.,
ст. науч. сотр. и начиная с 1960 работает- в ТГУ заведующим
кафедрой экспериментальной физики.
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1. Исследование влияния инфракрасного света на фосфоры типа

сульфида цинка. Тр. ИФА АН ЭССР, № 4, 1956, 81 —lO7.
2. Исследование влияния инфракрасной радиации на свечение

фосфоров сульфида цинка. Материалы V Совещания по люми-

несценции, Тарту, 1957, 166—172.
3. Исследование влияния инфракрасной радиации на свечение

фосфоров сульфида цинка. Изв. АН СССР, сер. физ., 21, 1957,
546—547.

4. Об одном методе исследования глубоких уровней захвата. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 6, 1957, 126—131.

5. Об оптической вспышке 2пB—Си фосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 7, 1958, 357—360.

6. О глубоких уровнях захвата в фосфорах 2пB. Опт. и спектр.,
4, 1958, 211—216.

7. Исследование зависимости люминесцентных характеристик 2пB
фосфоров от интенсивности возбуждающего света. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 8, 1958, 105—133.
8. Тушение свечения 2пB—Си фосфора инфракрасным светом. Изв.

АН СССР, сер. физ., 23, 1959, 1296—1299.

9. Зависимость числа ионизованных центров свечения от интен-

сивности возбуждения. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10, 1959,.
209—219.

10. Влияние концентрации меди на некоторые спектральные свой-

ства фосфоров 2пB—Си, Сl. Тр. ИФА АН ЭССР. № 11, 1960.
197—198.

11. Влияние температуры на инфракрасное тушение. Опт. и спектр,.
8, 1960, 545—549. (Соавтор Сакаринен Э.).

12. РоB?оогlB Bа|уеB(ипи<l уаl§иBе зитта збНиуиз

IпlепBПУBиBеBl. ЬооОиз ]а МаlетааИка, ТаШпп, № 2. 1960,
50—67.

13. Влияние концентрации меди на некоторые спектральные свой-

ства фосфоров 2пB—Си, Сl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960.

67—76.

14. Зависимость стационарной люминесценции 2пB-фосфоров от

интенсивности возбуждения. Изв. АН СССР, сер. физ., 25,
1961, 479—480.

15. Влияние интенсивности возбуждения на стационарную яркость

свечения фосфоров типа 2пB. Тр ИФА АН ЭССР, № 14, 1961,
260—269.

16. Оптическое тушение и вспышка некоторых 2пB-фосфоров. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 276—279. (Соавтор Савихин Ф.).

17. Влияние инфракрасного света на электролюминесценцию 2пB-
- Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 161—171. (Соавтор
Тальвисте Э.).

18. Инфракрасное тушение волн яркости электролюминесценции..
Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 172—183. (Соавтор Таль-

висте Э.).
19. е1ек1го1ит1пе81зеп181 ка8и1ат18е УО1та1и81е81 е!ек1-

гоогпказ ЗШекЬгнка Г-ГисНзес!, № 1, 1961, 29—32. (Каа8аи1ог
А1б1а А.)

20. ТаНи КпкНки ОИкооН Рййз1ка-Ма1етаа11ка1еадизкопс1; ТКО
го1арпп1, Таг1и, 1962, 72 1к. Ког0из1гйкк 1964. (Каазаи(опс1
Киди К., Еер1к О., МШ А., Раз! V.).
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21. Стационарное свечение фосфора 2пB. I. Опт. и спектр., 12

1962, 254—258.
22. Стационарное свечение фосфоров ХпB. 11. Электролюминес

ценция и инфракрасное тушение. Опт. и спектр., 12, 1962

396—399.
23. К теории стационарного свечения 2пB. Возбуждение зона —зона

Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 57—71.
24. О некоторых вопросах электролюминесценции и электрофото-

люминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 102—106. (Со-
авторы Заботин В., Саморуков В.).

25. О стимулированной люминесценции некоторых люминофоров.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 18, 1962, 143—144.

26. Стационарное свечение ХпB. 111. Опт. и спектр., 13, 1962, 584—
587.

27. Стационарное свечение фосфоров типа ХпB. Возбуждение ва-

лентная зона — донорные уровни. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21,
1962, 247—256.

28. Влияние инфракрасного излучения на электролюминесценцию
2п8—Си, Аl, возбужденную импульсным напряжением инфра-
низкой частоты 1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 257 —275.

(Соавтор Тальвисте Э.).
29. Влияние инфракрасного излучения на электролюминесценцию

2пB—Си, Аl, возбужденную импульсным напряжением инфра-
низкой частоты 11. Тр. ИФА АН ЭССР. № 23, 1963, 200—209

(Соавтор Тальвисте Э.).
30. О разгорании инфранизкочастотной электролюминесценции. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 210—215. (Соавтор Тальвисте Э.).
31. Зависимость инфракрасного тушения от температуры прокалки

люминофора. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 194—202. (Со-
автор Калдер X.).

32. О влиянии концентрации активатора на рекомбинационное све-

чение. Тр. ИФА АН ЭССР, № 28, 1964, 128—134.

33. Люминесценция I. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1964, 180.

34. Люминесценция 11. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1965, 236.
35. Влияние активатора на спектры стимуляции и тушения фосфо-

ров 7пB. Ж прикл. спектр., 2, 1965. 350—355. (Соавтор Рут-
тас В.).

Ребане Любовь Александровна

Р. в Ленинграде 6 сентября 1929. Окончила ЛГУ в 1952. Канд,
физ.-мат. наук с 1962. Работала учителем физики в ср. школе

в 1952—1955, ассистент ТГУ в 1955—1964, мл. науч. сотр. ИФА

АН ЭССР в 1964—1966, ст. науч. сотр. ИФА с 1966.

1. Распространение ультразвуковых волн в растворах полимеров

ДАН СССР, 89, 1953. (Соавтор Михайлов И.).
2. О концентрационной зависимости выхода люминесценции в ще-

лочногалоидных фосфорах, активированных серебром. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 11, 1960, 193—196.
3. О концентрационном тушении в фосфоре ИаСl—А§. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 12, 1960, 49—66.
4. Концентрационное и температурное тушение люминесценции в

некоторых щелочногалоидных фосфорах, активированных сереб-
ром. Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 345—346.



121

5. Концентрационное поведение спектров и выхода в щелочнога-

лоидных фосфорах, активированных серебром. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 14, 1961, 87—110.

6. Влияние концентрации активатора на температурное тушение

люминесценции в некоторых щелочногалоидных фосфорах, ак-

тивированных серебром. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 56—
80.

7. О взаимодействии центров люминесценции в процессах кон-

центрационного и температурного тушения в фосфоре ИаСl—-
— ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 87-92.

8. Взаимная связь концентрационного и температурного тушения
в щелочногалоидных кристаллофосфорах. Физика щелочнога-

лоидных кристаллов. Рига, 1962. 128—132.

9. Спектральные характеристики смешанного кристаллофосфора
(IЧаСI—КСI)— А§. Тр. ИФА АН ЭССР, № 28, 1964, 45—53.

10. Сборник руководств к практическим занятиям по физике. 1.

Механика и молекулярная физика. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1965,
100. (Соавторы Корнель В.. Куду К- Тамм Э., Таммет X.).

11. Сборник руководств к практическим занятиям по физике. II

Электричество. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1965, 184. (Соавторы
Корнель В., Куду К., Тамм Э„ Таммет X.).

12. Низкотемпературные спектры излучения -кислорода в щелочно-

галоидных кристаллах. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн,

наук, 1965, 14, 309—312. (Соавтор Ребане К.).
13. К изотопическому сдвигу в спектре люминесценции кристалла

КВт—С 2~. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 15, 1966,
301—302.

14. Ширина электронно-колебательных полосок в спектре люми-

несценции КВг —О
2~. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн

наук, 15, 1966, 297—298. (Соавтор Саар Т.).
15. Спектры О

2
~

в щелочногалоидных кристаллах и локальная ди

намика решетки. Iпlегп. СопГ оп Ьитшезсепсе, Вибарез!, 1966,
уоl. 11, С5, 115—121. (Соавторы Ребане К., Сильд О.).

Рейнет Яан Юханович

Р. в Вильяндиском р-не ЭССР 8 мая 1905. Окончил Тартуский
университет в 1935. Канд. физ.-мат. наук в 1959, ученое зва-

ние доцента в 1962. Работал в 1936—1937 в Физическом ин-

ституте Тартуского университета, где состоял временным со-

трудником. В 1937—1941 — школьный инспектор г. Выру, с

1946 работает в ТГУ, вначале занимая должность ассистента,

потом ст. преподавателя и доцента.

1. Комбинированный счетчик атмосферных ионов. Приборы и

стенды. Институт технико-экономической информации АН
СССР, тема 4, 1955, ПС-55-409, I—l7.

2. Комбинированный счетчик атмосферных ионов и его примене-
ние при исследовании ионных спектров. Труды Глав, геофизич.
обсерв. им. И. А. Воейкова, № 58/120, 1956, 23—30.

3. Высокочастотный электроэффлювиальный аэроионизатор. Пере-
довой научно-технический и производственный опыт. Филиал
Всесоюзн. ин-та науч, и техн, информации, тема 34, 1957,
П-57-24/6, 3—9. (Соавторы Кийс В., Прюллер П.)

4. Установка для ионизации воздуха в помещении. Передовой
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научно-технический и производственный опыт. Филиал Все

союзн. ин-та науч, и техн, информации, тема 34. 1957, П-57-28/7.
19—24.

5. Гидроионизатор. Передовой научно-технический и производ-
ственный опыт. Филиал Всесоюзн. ин-та науч, и техн, инфор-
мации, тема 34, 1957, П-57-28/7.

14. Новая аппаратура и методика для определения концентраций
аэро- и гидрононов в атмосфере. Вопросы курортологии V.

Проблемы физиологического действия и терапевтического при-

менения аэроионов. АН Латв. ССР, Рига. 1959. 45—52.

15. О действии ионизированного кислорода на некоторые функции
организма. Вопросы курортологии V. Проблемы физиологиче-
ского действия и терапевтического применения аэроионов. Аll
Латв. ССР, Рига, 1959, 231—240. (Соавтор Раудам Э.).

16. Кегдеlе юопМе НЬебизе капакlепзИкшс!, Гоойиз (а Маlешаа-

Пка, № 1, 1959, 93—122.

17. О применении аэрозолей и электроаэрозолей в острой стадии

полиомиелита, особенно у подвергшихся трахеотомии больных

Жури, невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 60,
1960, 1428—1434. (Соавторы Вельди А., Раудам Э., Тамм Э.,
Тикк А.).

18. Физические обоснования различия физиологического действия
аэрозолей и электроаэрозолей. Уч. зап. ТГУ. Труды по меди-

цине, № 112, 1961, 7—14. (Соавтор Прюллер П.).
19. АегозоНЗе ]’а еlекlгоаегоBоНсlе каBи(атlBезl тесШзпгмз,

6. Усовершенствование аэроионизатора профессора А. Б. Вериго
Передовой научно-технический и производственный опыт. Фи-

лиал Всесоюзн. ин-та науч, и техн, информации, тема 34, 1957.

П-57-28/7.
7. Термоионизатор для униполярной аэроионизацип воздуха. Пере-

довой научно-технический и производственный опыт. Филиал

Всесоюзн. ин-та науч, и техн, информации, тема 34, 1957,
П-57-28/7. (Соавторы Митт А„ Марран X.).

8. Новые приборы для аэроионо- и аэрозолетерапии и для лик-

видации статических зарядов. Материалы Республиканского
Совещания по вопросам перспективного развития приборострое-
ния и средств автоматизации в Эстонской ССР, Таллин, 1958.

Ког§5а§ег1и5-е1ек1гое(1иу1ааГпе ]а кШпШз! 1айе1е-

рапекшН 8е11е гакепбагтизе! тедИзптПзез ргакНказ. ТК1) ТоГ

шеНзед, № 57, 1958, 3—16. (Каазаи1опс1 Сега881тома К,
Леп(8 А., РгйПег Р., Зпгде Е.).

9.

10. Новая аппаратура и методика для определения плотности аэро-
и гидроионов в атмосфере. Уч. зап. ТГУ. Труды по геофизике,
№ 59, 1958, 41—70.

И. А1то81ааг1 1оп1за181ооп1 ТаНиз ааз1азе репоосН уаТ-
1е1. Уч. зап. ТГУ. Труды по геофизике, № 59, 1958. 41—70.

12. О методах униполярного ионизирования воздуха посредством

аэроионизаторов. Радиотехника и электроника, 4, 1959, 1335—
1338. (Соавторы Таммет X., Вальт Л.).

13. О новых аэроионизаторах, сконструированных в лаборатории

аэроионизации Тартуского государственного университета. Во-

просы курортологии V. Проблемы физиологического действия
и терапевтического применения аэроионов. АН Латв. ССР.,

Рига, 1959, 31—35.
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рбllшпа]апсlиBеB. ЕЫBУ таlетааНки!е ]а I'йЙBlкиlе II Iеа-

копуегеМз! IйЫеllекаппеlе ко§штнк, Тагlи,
1962, 84—88.

20. Спектрометр атмосферных гидро- и аэроионов. Передовой на-

учно-технический и производственный опыт. Приборы для ис-

следования физических свойств газов, жидкостей и контроля
теплоэнергетических параметров, ГОСИНТИ, тема 33, 1962, 5,
П-62-32/5.

21. О применении аэрозолей и электроаэрозолей у трахеотомиро-
ванных больных с диагнозом полиомиелита. Аэроионизация и

гидроаэроионизация в медицине. Медгиз, Уз. ССР, Ташкент.
1962, 154—158. (Соавтор Раудам Э.).

22. Новый портативный счетчик гидро- и аэроионов, пригодный
для определения зарядов электроаэрозолей. Аэроионизация и

гидроаэроионизация в медицине. Медгиз, Уз. ССР, Ташкент,
1962, 232—235.

23. Новые аэрозоль- и аэроионизаторы, успешно применяемые в

медицинской практике в клиниках г. Тарту. Аэроионизация и

гидроаэроионизация в медицине. Медгиз, Уз. ССР, Ташкент,
1962, 238—239.

24. Кислородный аэрозольионизатор и некоторые наблюдения при
его применении в медицине. Аэроионизация и гидроаэроиони-

зация в медицине. Медгиз, Уз. ССР, Ташкент, 1962, 261—264.
25. Ионизатор медицинского кислорода с автоматической стабили-

зацией температуры накаливаемой проволоки. Аэроионизация
и гидроаэроиоиизация в медицине. Медгиз, Уз. ССР, Ташкент.
1962, 265 —268. (Соавторы Паэ А., Реэбен В., Тамм Э).

26. О научно-исследовательских работах в области естественной

и искусственной аэроионизацни и электроаэрозолей в ТГУ. Уч.

зап. ТГУ. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям, № 140,
1963, 3—15. (Соавторы Прюллер П., Сакс О.).

27. Генерирование, физиологическое действие и терапевтическое

применение электроаэрозолей. Уч. зап. ТГУ. Труды оп аэроио-

низации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 15—36. (Соавторы
Прюллер П., Раудам Э., Сийрде Э.).

28. Переносный счетчик атмосферных ионов. Уч. зап. ТГУ. Труды
по аэроионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 37—45.

(Соавтор Сальм Я.).
29. Ионизатор медицинского кислорода. Уч. зап. ТГУ, Труды но

аэроионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 71—80. (Со-
авторы Реэбен В., Тамм Э.).

.30. Генератор электроаэрозолей для аппаратов искусственного ды-

хания типа ДП-1 и ДП-2. Уч. зап. ТГУ. Труды по аэроиониза-

ции и электроаэрозолям, № 140, 1963, 81 —89. (Соавторы
Тамм Э„ Сузи А.).

31. Получение электроаэрозолей ультразвуковым распылением. Уч.

зап. ТГУ. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям, № 140,
1963, 96—102. (Соавторы Карк В., Пауксон Э.).

32. Ионизационные детекторы к газовому хроматографу. Уч. зап.

ТГУ. Труды по аэроионизацни и электроаэрозолям, № 140,

1963, 113—119. (Соавторы Корнель В., Пускар Ю., ВахеметсМ.).
33. Экспериментальная установка для электроокраски мелких из-

делий. Уч. зап. ТГУ. Труды по аэроионизацни и электроаэро-
золям, № 140, 1963, 120—131. (Соавтор Виснапуу Л ).
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34. Нейтрализатор статических зарядов. Уч. зап. ТГУ. Труды по

аэроионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 132—138. (Со-
автор Пярник Т).

35. Краткий обзор исследовательской работы в области аэроиони-
зации и электроаэрозолей в ТГУ. Труды Ленинградского обще-
ства естествоиспытателей, 74, № 1, 1963. 97—100. (Соавторы
Прюллер П., Сакс О.).

36. Некоторые требования относительно условий измерения спектра

атмосферных ионов аспирационным методом. Труды Всесоюз-

ного научного метеорологического совещания. Приборы и ме-

тоды наблюдений, IX, Ленинград, 1963, 313—322.
37. Генерирование, физиологическое действие и терапевтическое

применение электроаэрозолей. Труды Ленинградского общества
естествоиспытателей, 74, № 1, 1963, 100—104. (Соавторы Прюл-
лер П., Раудам Э., Сийрде Э.).

38. Об использовании одновременно с аппаратом искусственного

дыхания универсального генератора электроаэрозолей. Мате-

риалы научной конференции по проблеме «Аэроионизация в

гигиене труда», Ленинград, 1963, 140. (Соавторы Раудам Э.,
Тамм Э., Элгас Ю.).

39. Электрозольные генераторы для лечения сельскохозяйственных

животных. Материалы к объединенному совещанию Научно-
технического совета МСХ СССР и отделения животноводства

Р. в Тарту 12 марта 1931. Окончил ТПП в 1954. Работал в

1954—1956 инженером в Центральной лаборатории электроиз-

мерений, автоматики и релейной защиты «Эстонэнерго». С 1956
в ТГУ ст. инженер, потом аспирант.

I. Прибор ЛИСЭ-1 для измерения сопротивления электролита.
Филиал ВИНИТИ. Передовой научно-технический и производ-
ственный опыт, тема 39. Приборы для хим. и эл.-хим. и физико-
хим. исследований, № П-58-120/9, 1958, 3—9.

2. Автоматически защищенный фотометр ФУАЗ-2 с линейной и

логарифмической шкалами. Филиал ВИНИТИ. Передовой на-

учно-технический и произвол, опыт, тема 37. Приборы для из-

мерения оптических величин, № П-58-97/4, 1958, 3—ll.
3. Кардиотахометр с записью интервалов. Физиологический жур-

нал СССР, 46, 1960, 356—360. (Соавтор Унгер Ю.).
4. Автоматический спектрограф на базе монохроматора УМ-2.

Приборы и техника эксперимента, № 4, 1960, 145—146. (Соав-
торы Кийс В., Нымм У., Паэ А.).

5. Установка для измерения спала катодного потенциала после

ВАСХНИЛ «Применение аэроионизации в животноводстве и

ветеринарии», Москва, 1964, 42. (Соавтор Виснапуу Л.).
40. Тйе ргеуепНоп ап<1 1геа(теп1 аегозо1з апс! е1ес1го-аегозо18

о! ри1топагу сотрИсаНопз оп пеигозиг§1са1 раНегйз. Ехсегр1а
МесНса, № 93, 1965, 233—234. (Соавтор Раудам Э.).

41. Ри1топагу сотрНсаНопз оп пеигозиг§рса1 раНегОз, 1Ыег

ргеуепНоп ап<1 1геа1теп1 и'ИЬ аего8о1з апс! е1ес1гоаего8о1з.
ТЫг(1 1п(егпаНопа1 о! Меиго1о§1са1 Зиг&егу о! 1Ье

\Мог1с1 РеНегаНоп о? 8ос1еНе8. АЬзкаЛз, Сореп-
1965. (Соавтор Раудам Э.).

Реэбен Велло Аугустович
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прекращения поляризации. ЖФХ, 35. 1961, 1136—1139. (Со-
авторы Пальм У., Паст В.).

6. Автоматический спектрограф на базе монохроматора УМ-2. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 120—134. (Соавторы Кийс В.,
Нымм У„ Паэ А.).

7. Электронный потенциометр для измерения и записи величин

изменяющихся сопротивлений /=г + ]х и проводимостей у —

=ё + электролитов и полупроводников. ЖФХ. 35, 1961,
934—938.

8. Рйй§lкааlаBегl бррешаlег]аlе куаlШкаlBlоопlкигBиBlеBl
Iеlе 11. ТКСI го(арпп{, Тагlи, 1962, 115 Iк. Уепекееlпе уа!]‘а-
аппе, 1962. (Каазаиlопсl Ббик Р„ Bооуlк Т.).

9. Усовершенствованная установка для измерения потенциала

электрода после прекращения поляризации. Уч. зап. ТГУ,
№ 127, 1962, 3—B. (Соавторы Пальм У., Паст В.).

10. Усилитель постоянного тока для измерения токов 10-6—lo -12 а

Приборы и техника эксперимента, № 1, 1962, 122—124.

11. Ионизатор медицинского кислорода. Уч. зап. ТГУ, № 140, 1963,
71 —80. (Соавторы Рейнет Я., Тамм Э.).

12. Ионизатор медицинского кислорода с автоматической стабили-

зацией температуры накаливаемой проволоки. Аэроионизация и

гидроаэроионизация в медицине. Медгиз Уз. ССР, Ташкент,
1963, 265—268. (Соавторы Паэ Я., Рейнет Я., Тамм Э.).

13 Кардиотахомегр-интервалограф. ГОСИНТИ, Биологическая и

медицинская электроника, № 1, 1963, 88—94. (Соавторы Ун-

гер Ю., Яагосильд А.).
14. Прибор для непрерывной регистрации непрямым способом сред-

него кровяного давления человека. ГОСИНТИ, Биологическая

и медицинская электроника, № 5, 1963, 33—42. (Соавтор Эп

лер М ).
15. Телеинтервалограф для регистрации частоты пульса при спор

тивной и трудовой деятельности. ГОСИНТИ, Биологическая и

медицинская электроника, № 2, 1963, 57—60. (Соавторы Кийс В.,
Раудсепп X., Сильдмяэ X.).

16. Прибор для измерения слабых световых потоков с помощью

фотоэлектронных умножителей. ГОСИНТИ, Приборы для изме

рения оптических величин, № 36-63-715/3, 1963.

17. Денситометр с двухцветным точечным сканирующим лучом
Биохимия, 29, 1964, 1029—1034. (Соавторы Кийс В.. Яаго-
сильд А.).

18. Установка для измерения спада катодного потенциала после

прекращения поляризации. ГОСИНТИ, Приборы и установки
для исследования физических свойств жидкостей и структ
материалов, № 18-64-1039/33, 13—17, 1964. (Соавторы Лоог П.,
Пальм У., Паст В.).

19. Электронный потенциостат для электрохимических исследова-

ний. ЖФХ, 38, 1964, 1374—1377. (Соавторы Лоодмаа В.,
Лоог П., Пальм У., Паст В.).

20. Разделенное определение адреналинового и норадреналинового
ряда флуоресцирующих веществ в плазме крови. Уч. зап. ТГУ,
№ 163, 1964, 356—362. (Соавтор Клийман А.).

21. Флуорометр для раздельного определения адреналинового и

норадреналинового вещества плазмы крови и мочи. Уч. зап.
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ТГУ, № 163, 1964. 363—368. (Соавторы Клийман А., Яаго-

сильд А.).
22. Тераомметр с радиоактивным генератором тока. Приборы и

средства автоматизации, № 8, 1965, 37—42. (Соавторы Лоог П.,
Пиквер Р., Сакс О.).

23. Тераомметр с радиоактивным генератором тока. Измеритель
ная техника, № 6, 28 —31, 1965 (Соавтор Лоог П.. Пиквер Р.,
Сакс О.).

Роозе Нееме Сергеевич

Р. в г. Кингисеппе ЭССР 10 января 1941. Окончил ТГУ в 1964

Работает в ИФА АН ЭССР мл. науч. сотр. с 1965
1. Исследование роли различных электронных возбуждений при

генерации радиационных дефектов в ионных кристаллах. Опт.

и спектр., 21, 1966, 681—688. (Соавторы Лущик Ч., Вале Г.,
Ильмас Э„ Эланго А., Эланго М.).

2. Размножение электронных возбуждений и создание радиацион-
ных дефектов в ионных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31,
1966, 84—100. (Соавторы Ильмас Э., Лущик Ч ).

Рузалеп Эрвин Иоханнесович

Р. в Раквере 25 июня 1934. Окончил ТГУ в 1958. В 1958—1961

аспирант ТПИ. в 1961—1962 ассистент, с 1962 ст. преподава-
тель.

1. О некоторых особенностях соосаждения меди и олова из сер-

нокислых растворов и свойствах получаемых осадков. Тр. ТПИ,

сер. А, № 204. Труды по физике. Сборник статей IV, 1963

31—36.

Руттас Вальдо Иоханнесович

Р. в Нарве 23 января 1939. Окончил ТГУ в 1962. С 1962 аспи-

рант, потом мл. науч. сотр. в ТГУ.
1. Влияние активатора на спектры стимуляции и тушения фос-

форов 2пB. Ж. прикл. спектр., 2, 1965, 350 —355. (Соавтор
Ребане К.-С.).

Савихин Федор Афанасьевич

Р. в Тартуском р-не 23 февраля 1938. Окончил ТГУ в 1960.
Работал мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1960—1965, аспи-

рант ИФА с 1965.

1. Оптическое тушение и вспышка некоторых фосфоров 2пB. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 276—281. (Соавтор Ребане К.-С.).

2. Цинксульфидный фосфор с глубокими уровнями захвата. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 28, 1964, 121 —l2B. (Соавтор Мерилоо И.).

3. Термолюминесценция цинксульфидных фосфоров в области тем-

пературного тушения. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31. 1966, 217 —

228. (Соавтор Яэк И.).
Савихина Татьяна Ивановна
Р. в Пскове 7 января 1935. Окончила ТГУ в 1960. Работала
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преподавателем физики в Тартуской школе рабочей молодежи

в 1960—1962, ст. инженером ИФА АН ЭССР с 1963, мл. науч,

сотр. ИФА с 1966.

1. Фотонное умножение в кристаллофосфорах разных классов

Тр. ИФА АН ЭССР, № 31. 1966, 101 —l2O. (Соавтор ИльмасЭ.).

Сальм Яан Иоханнесович

Р. в Рапласком р-не ЭССР 8 октября 1937 4 Окончил ТГУ в

1960. Работает в ТГУ с 1960 ст. лаборантом, аспирантом.
1. Ионизирование воздуха больших помещений посредством про-

волочных антенн, включенных к аппаратур для франклинизации
Гигиена и санитария, № 12, 1962, 93. (Соавтор Таммет X.).

2. О роторных гидроионизаторах. Уч. зап. ТГУ. Труды по аэро-

ионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 62—70. (Соавтор
Тамм Э.).

3. Переносный счетчик атмосферных ионов. Уч. зап. ТГУ. Труды
по аэроионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 37—45.

(Соавтор Рейнет Я-).
4. Электрометры с виброемкостным преобразователем, разрабо-

танные в Тартуском государственном университете. Материалы
Всесоюзного научно-технического совещания по радиоэлектрон
ным методам измерений электрических напряжений, Таллин.

1965, 58—67.

Сакс Олев Вольдемарович

Р. в Тарту 23 октября 1930. Окончил ТГУ в 1954. Работает в

ТГУ с 1954 вначале ассистентом, потом мл. науч, сотр., ст

инженером и ст. преподавателем.
1. Аиlотааlпе (ЫодгааПНпе юошбе Iоеп(lа]а. ТКС ТоттеШед,

№ 42, 1956. 84—93.
2. Ойиютзаlзlоопl (а еlекlгоаегоBооlИе аlазlеBl

Таг(ц КпкИкиз ОНкооНз. ЕНBУ та(етаайки(е ]а Iййзlкиlе II

Iеадизllк-редадоо§Шзе копуегепlзl IйЫеllекаппеlе
ТРО го!аргтТ, ТаНи, 1962, 89—96. (Каазаикнчс! РгйПгг Р.,
Неlпеl Л.).

3. Рййзlкааlазеl(l орретаlег]'аlе куаllПкаlBlоопlкигBизlеsl озауоl]а-
-Iеlе 11. ТКИ го!арппl, Тагlи, 1962, 115 Iк. Уепекеейе уаЦааппе,
1962. (Каазаиlогlб Ьбик Р„ КееЬеп V., Bооуlк Т.).

4. КабтоакШузе Вl2-Уllатипl зШигшзе уб!те Тагlи ЫЬакотЫпааЛ

5.

роо11 1оос1е(ауаз шаошаЫаз. ТКО То1теНзед, № 134, 1963,
185—188. (Каазаи1ог1б Е., УШако К).
О конструкции динамических конденсаторов для счетчиков

атмосферных ионов. Труды Всесоюзного метеорологического
совещания, Ленинград, № 9, 1963, 303 —306.

6. Краткий обзор исследовательской работы в области аэроиони-

зации и электроаэрозолей в Тартуском государственном уни-

верситете. Труды Ленинградского общества естествоиспытате-

лей, 74, № 1, 1963, 97—100. (Соавторы Рейнет Я., ПрюллерП.).
7. О научно-исследовательских работах в области естественной и

искусственной аэроионизации в Тартуском государственном
университете. Уч. зап. ТГУ. Труды по аэроионизации и электро-
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аэрозолям, № 140, 1963, 3—15. (Соавторы Рейне! Я., Нрюл-
лер П.).

8. Электрометры с виброемкостны.м преобразователем, разрабо-
танные в Тартуском госуниверситете. Материалы Всесоюзного

научно-технического совещания по радиоэлектронным методам

измерений электрических напряжений и омических сопротивле-
ний. Таллин, 1965, 58—67. (Соавторы Лоог Г!.. Мадисе Т.,
Мяртинсон Э„ Пиквер Р., Реэбен В., Сальм Я., Таммет X.).

9. Тераомметр с радиоактивным генератором тока. Измерительная
техника, № 6, 1965, 28—31. (Соавторы Лоог П., Пиквер Р..
Реэбен В).

10. Тераомметр с радиоактивным генератором юка. Приборы и

средства автоматизации, № 8, 1965, 37—42. (Соавторы Лоог П.,
Пиквер Р.. Реэбен В.).

Семан Освальд Иванович

Р. в Ленинградской обл., Волосовском р-не, пос. Кивикюль
2 марта 1915. Окончил Ленинградский пед. институт им.

М. М. Покровского в 1936. Канд. физ.-мат. наук с 1952. Ученое

шание ст. науч. сотр. с 1954. доцента с 1955. Работал в Опти-
ческом институте в 1946—1953, Ростовском университете в

1954 и 1957, Пекинском университете в 1955—1956, Тартуском
университете в 1958—1960 и с 1964 до наст, времени.

I. Аберрация и разрешающая способность сферической электрон-
ной линзы. ЖТФ. 16, 1946, 232—308.

2. Оптическая сила коротких электронных линз. ЖТФ, 20, 1950.
1180—1193.

3. Теория аберраций электронных линз. Рефераты докладов на

совещании по электронной микроскопии 15—19 декабря 1950.
Изд-во АН СССР, 108.

4. Приведенная форма эйконала четвертого порядка и коэффи-
циентов аберрации в электронной ошике. ДАН СССР, 81, № 5,
1951, 775—778.

5. Аберрации электроннооптических систем с поверхностными за-

рядами в оптически действующей части поля. ЖТФ, 22, 1952.
1581— 1591.

6. Ограничения коэффициентов электроннооптических аберраций.
ДАН СССР, 93, № 3, 1953, 443—445.

7. К вопросу о существовании экстремума коэффициента сфери-
ческой аберрации для аксиально-симметричных систем в элек-

тронной оптике. ЖЭТФ. 24, 1953, 581—588.

8. Релятивистские аберрационные функции и нормальные коэф-
фициенты электроннооптических аберраций. ДАН СССР, 96,

№ 6, 1954, 1151 — 1154.

9. Релятивистские формулы представления точечного эйконала и

его важнейшие преобразования. Тр. ИФА АН ЭССР, № 2.

1955, 1—29.
10. Разложение эйконала четвертого порядка и релятивистская тео-

рия аберрации. Тр. ИФА АН ЭССР, № 2, 1955, 30—49.
11. Сборник докладов советских специалистов, прочитанных в

КНР. Изд. Северо-Восточного Чаньчуньсксго ун-та, Чань-

Чунь, 1955. (Соавтор Васильев Л.).
12. О нормальных коэффициентах электроннооптических аберраций
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магнитно-иммерсионных систем. Радиотехника и электроника.
3, 1958, 283—287.

13. О моделировании в электронной оптике траекторий электризо-

ванных частиц в полях с симметрией вращения. Радиотехника
и электроника, 3, 1958, 845—847.

14. К теории виртуальных и поперечных аберраций в электронной
оптике. Уч. зап. Ростовского-на-Дону гос. ун-та, 68, 1958,
63—76.

15. К теории точечного эйконала четвертого порядка в электрон-
ной оптике. Уч. зап. Ростовского-на-Дону гос. ун-та, 68, 1958,

77—90.
16. Зависимость анизотропных искажений формы изображения от

кривизны предметного поля в электронной оптике. Радиотех-
ника и электроника, 4, 1959, 1213—1214.

17. О теоретических границах коэффициента хроматической абер-

рации в ограниченных магнитных полях электронной оптики.

Радиотехника и электроника, 4, 1959, 1702—1707.

18. Об одном свойстве кривизны изображения в коротких линзах

электронной оптики. Опт. и спектр., 7, 1959, 113—115.

19. О некоторых свойствах кривизны электроннооптического изоб-

ражения в магнитных полях. Тр. ИФА АН ЭССР, № 13, 1961,
20—36.

20. Теоретические основы электронной оптики. I часть. Изд. Пе-

кинского ун-та, Пекин, 1955, 196 (на китайском языке).
21. Теоретические основы электронной оптики. II часть. Изд. Пе-

кинского ун-та, Пекин, 1956, 227 (на китайском языке).
22. Теоретические основы электронной оптики. Гос. изд. «Высшее

образование», Пекин, 1958, 397 (на китайском языке).
23. Физика. Контрольные задания по разделам I, И, 111. Изд.

Северо-Западного политехнич. ин-та, Ленинград, 1963, 61. (Со-
авторы Ровдель А., Южаков В., Золина В., Козловский С.,
Поплавская А., Коган Е., Кравченко Г., Сотун Д„ Савченко К.,
Финагина И., Скрябин В., Покровская Е., Куприянов А.).

24. Элементы электронной оптики. Пособие по курсу общей фи-
зики. Изд. Северо-Западного политехнич. ин-та, Ленинград,
1964, 15.

25. Общая физика. Учебное телевидение. Конспект лекций I—ls.

Изд. Северо-Западного политехнич. ин-та, Ленинград, 1965, 63.

(Соавторы Гладущук Н., Брук М., Южаков В., Скрябин В.).
26. Общая физика. Учебное телевидение. Конспект лекций 16—39.

Изд. Северо-Западного политехнич. ин-та, Ленинград, 1965,
104. (Соавторы Ровдель А., Брук М., Миллер А., Гладущак Н.,
Мясников Ю.).

Сильд Олев Иоханнесович

Р. в Тарту 14 октября 1935. Окончил ТГУ в 1958. Канд, физ -

мат. наук с 1965. Работал механиком ИФА АН ЭССР в 1958—
1959, ст. механиком в 1959—1960, мл. науч. сотр. в 1960—1966,
ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР с 1966.

1. Описание распределения вероятностей переходов методом мо-

ментов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 264—265. (Соавтор
Ребане К.).

2. О связи между электронно-колебательными полосами погло-
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щения и излучения. Опт. и спектр., 9. 1960, 521 —523. (Соавтор
Ребане К.).

3. К теории электронно-колебательных спектров молекул и кри-
сталлов. Изв. АН ЭССР. сер. физ.-мат. и техн, наук, 9, 1960.
313—330. (Соавтор Ребане К.).

4. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах и

молекулах. Изв. АН СССР, 25, 1961, 535—537. (Соавтор Ре-

бане К.).
5. Замечание к описанию вероятностей переходов методом мо-

ментов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 13. 1961, 112—114. (Соавторы
Ребане К. и Хижняков В.).

6. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах и

молекулах I. Метод моментов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14.
1961, 31 —47. (Соавторы Ребане К., Пурга А., Хижняков В.).

7. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах
и молекулах 11. Результаты расчетов различных моделей. Тр
ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 48—75. (Соавторы Ребане К.,
Пурга А., Хижняков В.).

8. Рекуррентные формулы в расчетах моментов распределений
вероятностей переходов. Опт. и спектр., 11, 1961, 141 —145.

9. Расчет электронно-колебательной спектральной полосы с уче-
том ангармоничности колебаний. Тр. ИФА АН ЭССР. № 15,
1961, 21—29.

16. О причинах различия полуширин полос поглощения и излуче-
ния кристаллофосфоров. Опт. и спектр., 15, 1963, 569 —572. (Со-
авторы Кристофель Н., Ребане К., Хижняков В.).

17. КlпееШlBlеsl рго18е881(1е81: кпBlаШоBlоопсlеB. Ьообиз ]а Маlе-

тпааНка, Тагlи, № 3, 1963, 47—55. (КааBаиlог КеЬапе К.).
18. Электронно-колебательные полосы центра люминесценции с

учетом энгармонизма колебаний. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27,
1964, 23—56. (Соавторы Ребане К., Техвер И.).

19. О точности различных вариантов принципа Франка—Кондона
Инженерно-физический журнал, 2, № 5. 1959, 60—69. (Соав-
торы Ребане К., Рентель А.).

20. Некоторые вопросы кинетики процессов в кристаллофосфорах.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960. 130—149. (Соавтор РебанеК.).

10. П181пЬиНоп оГ Ше УиапШт МесЬагиса1 ТгапзШоп РгоЬаЫИ-
Вез. Ргос. о)' Ше 1п1егп. СопГ. оп 8епнсопс1ис1ог РЬузкз,
1961, 353—356. (Соавтор Ребане К).

11. Спектроскопические правила сумм с учетом индуцированного
испускания. Опт. и спектр., 13, 1962. 465—470. (Соавтор Ре-

бане К.).
12. с!ег АУаЬгзсЬенаПсЬкеИеп уоп Е1ек1гопеп5сЬ\у1пципй8-

тИ бег Мотеп1еп—Ме1Ьос1е. 2иг РЬуз1к ипд Скепйе
(1ег КпзТаПрИозрИоге II, Акабегтпе—Уег1а§, ВегНп, 1962, 16—31.
(Соавторы Ребане К-. Пурга А., Хижняков В.).

13. Описание распределения вероятностей переходов методом мо-

ментов. Физические проблемы спектроскопии. Изд-во АН СССР,
1, 1962, 163—165. (Соавтор Ребане К.).

14. К теории спектральных- полос центра люминесценции малого

радиуса. Опт. и спектр., 15, 1963, 478—485.

15. К теории индуцированных переходов в электронно-колебатель-
ных полосах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 18—21. (Соавтор
Ребане К).
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21. Вычисление вероятностей электронно-колебательных переходов
для ангармонического осциллятора. Тр. ИФА АН ЭССР, № 11,
1960, 182—184. (Соавтор Ребане К.).

22. Вычисление вероятностей электронно-колебательных переходов

для ангармонического осциллятора. Изв. АН СССР, сер. физ.,
24, № 5, 1960, 539—544. (Соавтор Ребане К.).

23. Вычисление вероятностей электронно-колебательных переходов
для ангармонического осциллятора. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12.
1960, 3—19. (Соавтор Ребане К.).

24. К теории ширины чисто-электронной линии и линии Мёсс-
бауэра свободной молекулы. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и

техн, наук, 13, 1964, 165—176. (Соавтор Ребане К).
25. Принцип Франка—Кондона и эффект Мёссбауэра. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 26, 1964, 25—37. (Соавтор Ребане К).
26. О температурной зависимости параметров модели колебаний

центра люминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 66 —75.
27. К теории колебательной структуры спектра легкой примесной

молекулы. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 15, 1966,
299—301. (Соавтор Ребане К.).

Соовик Тийт Александрович

Р. в Раквере 6 июня 1930. Окончил ТГУ в 1954. Ассистент
ТГУ в 1957—1962, мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1962—

1964, ст. инженер-конструктор ИФА с 1964. Канд. физ.-мат.
наук с 1967.

1. О связи между выходом рентгене- и у-люминесценции и лока-

лизацией зарядов в КТ —Тl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961.
281—282.

2. О механизме люминесценции щелочногалоидных кристаллов
при возбуждении ультрафиолетовой радиацией и жесткими из-

лучениями. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 103—126. (Соав-

3.
торы Лущик Ч., Лийдья Г., Яэк И.).
О механизме люминесценции щелочногалоидных кристаллов при

4.

возбуждении ультрафиолетовой радиацией и жесткими излуче-
ниями. Материалы III Совещания по сцинтилляторам, Харьков,
1960, НО—ИЗ. (Соавторы Лущик Ч., Лийдья Г., Яэк И.).
Об особенности люминесценции КЛ—Т1 при возбуждении рент-

5.

геновыми или гамма-лучами. Физика щелочногалоидных кри-
сталлов. Труды II Всесоюзного Совещания, Рига, 1962, 335—337.

АЬзокпйзе уапизе таагагтнзе ез1гпе81 гасИоакШузе

6.

ййзтки (С 14) гпееккШ ЕезИз. ЕИ8У ТА Сео1. 1пзк Ииптизед,
№ 7, 1961, 77. (Каазаи1ог Ьпуа А.).
Фотосцинтилляции в активированных ртутеподобными ионами

7.

кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 97—108. (Соавтор
Реало Э.).
Кинетика катодолюминесценции щелочногалоидных кристаллов.

8.
Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 167—181. (Соавтор Эксина Т ).
Концентрационная зависимость выхода Фото- и радиолюми-

9.

несценции кристаллофосфора КЛ—Т1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26,
1964, 216—219. (Соавторы Кинк Р„ Лийдья Г. Маароос А.)
О фотосцинтилляциях в кристаллах КЛ—1п. Тр. ИФА АН ЭССР,

10.

№ 30, 1964, 90—92. (Соавтор Реало Э.).
Фотонное умножение в кристаллах и явление радиолюминес-
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Р. в Тарту 24 августа 1933. Окончила ТГУ в 1956. Работала

преподавателем физики Таллинской 9-й ср. школы в 1956—1958,
мл. науч. сотр. 14нститута энергетики в 1958—1960. мл. науч
сотр. Института химии в 1960—1961, была аспиранткой ИФА
АН ЭССР в 1961 — 1964, мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР с

1964.

3. Поляризованная люминесценция примесных центров в фосфо-
рах КСI-КЛ—ТI и КВг-КЯ-Т!. Тр. ИФЛ АН ЭССР, № 26, 1963,
38—50. (Соавтор Зазубович С.).

4. Резонансная миграция энергии в кристаллофосфоре КС1 —Тl, РЬ

Тр. ИФА АН ЭССР, № 28, 1964, 35—44.

5. Сенсибилизованная фосфоресценция кристаллофосфора КСI Тl,
РЬ. Тр. ИФА АН ЭССР, № 30, 1966, 88—90.

6. Резонансная миграция энергии в полиактивированных ионных

кристаллах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 383—387.

7. Поляризационное исследование передачи энергии в полиакти

вированных ионных кристаллах. Тр ИФА АН ЭССР, № 31,
1966, 210—216.

Тальвисте Эльмар Карлович

Р. в Пярнуском р-не ЭССР 27 июля 1937. Окончил ТГУ в 1960

Работал в 1960—1961 в ИФА ЛН ЭССР, с 1961 аспирант ТГУ

и старший инженер.
1. Влияние инфракрасного света на электролюминесценцию 2пB-

ценции. Радиационная физика IV, Рига, 1966, 71 —83. (Соавторы
Ильмас Э„ Лийдья Г., Лущик Ч.).

11. О механизме радиолюминесценции щелочногалоидных кристал-
лофосфоров. Ж. прикл. спектр., 3, 1965, 279—282.

12. Оррета1ег]’а1е О8ауб1]а(е1е II. ТРО
го1арпп1, Таг1и, 1962, 115 1к. Уепекее1пе уаЦааппе, 1962. (Кааз-
аи!ог1(1 Ьбик Р„ РееЬеп V.).

13. Электронные возбуждения ионных кристаллов и явления фото-,
катодо- и радиолюминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 34,
1966, 89—114. (Соавторы Лущик Ч., Денкс В., Ильмас Э.,
Кинк Р., Лийдья Г.. Эксина Т., Яэк И.).

14. О нарастании и затухании сцинтилляций в активированных
таллием щелочных йодидах. Тр. ИФА АН ЭССР. № 31, 1966,
275—277. (Соавтор Реало Э.).

15. Поверхностноактивированные сцинтилляторы. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 31, 1966, 160—182. (Соавторы Лущик Ч., Лущик Н.,
Пиногорова Л., Яансон Н.).

16. тббкпипе, ТРО го1арпп1, ТаНи, 1966, 96 1к

(Каазаи1ог Ь.).

Соовик Хилья Агуовна

1. Исследование центров захвата МаС1, методом термоопти-

ческого обесцвечивания, ЖЭТФ, 30, 1956,
Лущик Ч., Заитов Ф., Элькен К).

2. Внутрицентровая и межцентровая энергия

403—405. (Соавторы

в полиактивирован-
ных щелочногалоидных кристаллофосфорах. Тр. ИФЛ АН

ЭССР, № 23, 1963, 78—96.
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фосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 161 —l7l. (Соавтор
Ребане К.-С.).

2. Инфракрасное тушение волн яркости электролюминесценции.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 172—183. (Ребане К.-С.).
3. Влияние инфракрасного излучения на электролюминесценцию

2п8 —Си, Аl, возбуждаемую импульсами напряжений инфраниз-
кой частоты I. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 257—275. (Со-
автор Ребане К.-С.).

4. Влияние инфракрасного излучения на электролюминесценцию
2пB—Си, Аl, возбуждаемую импульсами напряжений инфраниз-
кой частоты И. Тр. ИФА АН ЭССР. № 23, 1963, 200—209. (Со-
автор Ребане К.-С.).

5. О разгорании инфранизко-частотной электролюминесценции. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 23, 1963, 210—216. (Соавтор Ребане К.-С).

Тамм Эдуард Иванович

Р. в Волосовском р-не Ленинградской обл. 26 сентября 1935
Окончил ТГУ в 1960. Работает в ТГУ с 1960 вначале ассис-

тентом, потом ст. инженером, аспирантом.
1. О применении аэрозолей и электроаэрозолей в острой стадии

полиомиелита, особенно у подвергшихся трахеотомии больных.

Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 60,
1960, 1428—1434. (Соавторы Раудам Э., Рейнет Я., Тикк А..
Вельди А.).

2. О способе обработки материалов регистрации проводимости.

Труды Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воей-

кова, № НО, 1961, 75—78.
3. ОlсИййBlка ргакНкипн (од)ийеп(Ий 2. Мейаатка ]а тоlеки-

-IаагlиЙBlка, ТКС гоlарплl, Таг!и, 1962, 94 Iк. (Каазаи-
(опс! Вlскеlе 2., Кийи К., Маггап Н., РгйПег Р., КаlаB-

- Ь.).
4. ОlсНййBlка ргакНкшш 46о]иЬепд1с1 3. Еlек(ег, ТРО гоlарпп(,

Таг!и, 1962, 102 Iк. (Каазагйогй! Кагк V., 'Когпе! V., КП'<
Bоп Е., Кийи К-, РгйПег Р., Татте! Н.).

5. Ионизатор медицинского кислорода с автоматической стабили-

зацией температуры накаливаемой проволоки. Аэроионизация
и гидроаэроионизация в медицине. Медгиз Уз. ССР, Ташкент,
1962, 265 —268. (Соавторы Паэ А., Рейнет Я., Реэбен В.).

6. Об использовании одновременно с аппаратом искусственного
дыхания универсального генератора электроаэрозолей. Мате-

риалы научной конференции по проблеме «Аэроионизация в

гигиене труда». Ленинград, 1963, 140. (Соавторы Раудам Э.,
Рейнет Я., Элгас Ю.).

7. О роторных гидроионизаторах. Уч. зап. ТГУ. Труды по аэро-

ионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 62—70. (Соавтор
Сальм Я.).

8. Ионизатор медицинского кислорода. Уч. зап. ТГУ. Труды по

аэроионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 71 —80. (Со-
авторы Рейнет Я., Реэбен В.).

9. Генератор электроаэрозолей для аппаратов искусственного ды

хания типа ДП-1 и ДП-2. Уч. зап. ТГУ. Труды по аэроиони
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зации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 81—89. (Соавюры
Рейнет Я., Сузи А.).

10. Сборник руководств к практическим занятиям по физике I.

Механика и молекулярная физика. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1965,
100. (Соавторы Корнель В., Куду К., Ребане Л., Таммет X.)

11. Сборник руководств к практическим занятиям по физике II

Электричество. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1965, 184. (Соавторы
Корнель В., Куду К., Ребане Л., Таммет X.).

Таммет Ханнес Феликсович

Р. в Таллине 5 августа 1937. Окончил ТГУ в 1959. Канд, физ.-
мат. наук с 1965. Работал в ТГУ с 1959 аспирантом и затем

ассистентом. С 1967 работает и. о. доцента в Таллинском пед-

институте.
1. Применение коронного разряда для ионизирования воздуха.

Вопросы курортологии V. Проблемы физиологического действия
и терапевтического применения аэроиоиов. АН Латв. ССР,
Рига, 1959, 53—59.

научно-технического совещания по радиоэлектронным методам

измерений электрических напряжений и омических сопротивле-
ний. Таллин, 1965, 58 —67. (Соавторы Лоог П., Мадисе Т„
Мартинсон Э., Пиквер Р., Реэбен В.,' Сальм Э., Сакс О.).

8. Аналитический метод обработки наблюдений при изучении рас-
пределения аэроионов по подвижностям. Труды Главной гео

физической обсерватории им. А. И. Воейкова, № 136, 1962.
103—110.

9. Искажающие эффекты в аспирационных счетчиках аэроионо-з.
Изв. АН СССР, сер. геофиз., 6, 1962, 845—853.

10. Ионизирование воздуха больших помещений посредством про-
волочных антенн, включенных к аппарату для франклинизации.
Гигиена и санитария, № 12, 1962, 93. (Соавтор Сальм Я.)

11. К вопросу создания аэроионизаторов и ионометров для широ-

кого внедрения аэроионотерапии. Аэроионизация и гидроиони-

зация в медицине, Медгиз Уз. ССР, Ташкент, 1962, 250—256.
12. К вопросу о схемах включения аспирационных счетчиков

аэроионов. Труды Главной геофизической обсерватории им.

А. И. Воейкова, № 143. 1963, 71—74.
13. Воздействие объемного заряда в аспирационных счетчиках

2. 0 методах униполярного ионизирования воздуха посредством

аэроионизаторов. Радиотехника и электроника, 4, 1959, 1335—
1338. (Соавторы Рейнет Я., Вальт Л.).

3. К теории электростатического флюксметра. Труды Главной

географической обсерватории им. А. И. Воейкова, № 97, 1960.

97 —100. (Соавтор Сеппер Э.).
4. К теории аспирационных счетчиков аэроионов. Изв. АН СССР,

сер. геофизич., 8, 1960, 1263—1270.

агугИатте, ТРО го1арг1п1, Таг1и, 1961, 46 1к.

Та1епс1а4ис1 1гйкк, 1962. Уепекее1пе уа1]аппе, 1961, 50 1к. (Кааз-
аи!ог РгйПег Р.).

5.

6. О1сИйй81ка ргакИкигтн 1дд]'ийепсПс1 3. Е1ек1ег. ТРО го1арпп(,
Таг1и, 1962, 102 1к. (КаазагНопс! Кагк V., КЛкзоп Е., Когпе! V.,
КиНи К., РгйПег Р., Татт Е.).

7. Электрометры с виброемкостным преобразователем, разрабо-
танные в Тартуском госуниверситете. Материалы Всесоюзного
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аэроионов. Уч. зап. ГГУ. Труды по аэроионизации и электро
аэрозолям, № 140, 1963, 46—61.

14. Индукционная электризация при распылении жидкостей. Уч

зап. ТГУ. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям, № 140.
1963, 90—95.

15. Удаление ионов от аэроионизаторов. Уч. зап. ТГУ. Труды по

аэроионизации и электроаэрозолям, № 140, 1963, 103—112.

16. О горизонтальных составляющих атмосферного электрического
поля вблизи ровной подстилающей поверхности. Изв. АН СССР,

сер. геофиз., 4, 1963, 654—656. (Соавтор Салувере Т.).
17. Оптимальные параметры аспирационных счетчиков аэроионов.

Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания,

Ленинград, 9, 1963, 322—328.
18. Определение действующей емкости цилиндрического измери-

тельного конденсатора аспирационного счетчика аэроионов
Изв. АН СССР, сер. геофиз., 3, 1964, 436.

19. ЕlекlпргакНкипи (ббрЬепсНд. ТРО гоlарппl, Тагlи, 1965, 2451к

(Каазагйопс! Кагк V., Когпеl V., Куби К., РгйПег Р„ КеЬапе Ь ,
Татт Е.).

20. Сборник руководств к практическим занятиям по физике 1

Механика и молекулярная физика. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1965

100. (Соавторы Корнель В., Куду К., Ребане Л., Тамм Э).
21. Сборник руководств к практическим занятиям по физике II

Электричество. Ротапринт ТГУ, Тарту, 1965. 184. (Соавторы
Корнель В., Куду К., Ребане Л., Тамм Э.).

Таммет (Сеппер) Эве-Рээт Вольдемаровна

Р. в Тарту 11 марта 1936. Окончила ТГУ в 1959. Работала ст

лаборанткой ТГУ в 1959—1962. Аспирантка ТГУ 1962—1966

С 1966 мл. науч сотр. Института кибернетики АН ЭССР.

1. К теории электростатического флюксметра. Труды Главной

геофизической обсерватории им. А. И Воейкова, № 97, 1960,
97—100. (Соавтор Таммет X.).

Таммик Арвед-Александр Александрович

Р. в Валгаском р-не ЭССР 5 апреля 1934. Окончил ТГУ в

1957. Работает в ТГУ с 1956 вначале лаборантом, потом ст.

лаборантом и ст. инженером.
1. ЫН 43—Т1 кп81а1Ио5?ооп тас1а1а1етрегакшгШзе тодШкаЫооги

гбп1§еподгааННпе ииптте. йП-

ТеабизПкке 1о5(1 I. ТРО го1арпп1, Таг1и, 1960, 13—20.

Техвер Имби Юлиусовна

Р. в Тарту 19 мая 1939. Окончила ТГУ в 1962. Работала лабо-

ранткой ЙФА АН ЭССР в 1962—1963, мл. науч. сотр. ИФА в

1963—1965, аспирант ИФА с 1965.
1. Электронно-колебательные полосы центра люминесценции с

учетом энгармонизма колебаний. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27,

1964, 23—56. (Соавторы Ребане К.. Сильд О.).
2. О детальной структуре чисто-электронной квазилинии. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 27, 1964, 17—22. (Соавторы Ребане К., Хижня-

ков В.). >

3. К теории комбинационного рассеяния света примесным кри-
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сталлом. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 54—65. (Соавтор
Ребане К.). •

4. Тйеогу о( Ше УФгаНопа! 81гис1иге оГ Нте Ратап Bрес(га о!
Iтриге СгуBlаlз. Лонгп. бе РЬуз., 16. 1965, 737. (Соавтор Ре-
бане К.)-

5. К теории комбинационного рассеяния света примесным кри-

сталлом. Резонансный случай. Тр. ИФА АН ЭССР, № 32, 1967.

31—45.
6. Комбинационное рассеяние и люминесценция во вторичном

свечении примесного центра. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и

техн, наук, 15, 1966, 9—16. (Соавтор Хижняков В.).
7. К теории ширины бесфононной линии Изв. АН ЭССР, сер.

физ.-мат. и техн, наук, 15, 1966, 601—602. (Соавтор Хижня-
ков В.).

8. Расчет спектра резонансного комбинационного рассеяния Р-

центра в КСI. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 15.

1966, 603—605.
9. Колебательная структура спектров примесных центров в двух-

фотонных процессах. (Соавторы Ребане К., Лооритс В., Хиж-

няков В.). Ргерпп(B. Iпlегп. СопГ оп Ьиттезсепсе, ВибарезС
1966, уоl. 11, 122.

Тигане Ильмар Фердинандович

Р. в Тарту 3 февраля 1925. Окончил ТГУ в 1962. Работает
в ТГУ ст. инженером с 1962.

1. Электрономикроскопическое исследование проводящих слоев

8пО 2. ФТТ, 7, 1965, 276—278.

Тийслер Эйно Сергеевич

Р. в Тарту 1 марта 1934. Окончил ТГУ в 1958. Работал мл.

науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1958—1962. Был аспирантом ИФ \

в 1962—1965, мл. науч. сотр. ИФА с 1965.
I. Рекомбинационные процессы в щелочногалоидных кристаллах,

активированных галлием. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10, 1959,
135—165.

2. О механизме рекомбинационной люминесценции активирован-
ных щелочногалоидных кристаллов. Опт. и спектр., 9, 1960.

70—76. (Соавторы Лущик Ч., Лийдья Г., Яэк И.).
3. Спектрофотометрическое исследование делокализации возбуж-

дений в ионных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР, № И, 1960.
185—186. (Соавтор Лущик Ч.).

4. Спектрофотометрическое исследование делокализации возбуж-
дений в ионных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960.
125—148. (Соавтор Лущик Ч.).

5. О фотостимулированной проводимости КВг и КВг—lп. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 15, 1961, 212—213. (Соавтор Кяэмбре X.).
6. К вопросу о роли ионных процессов при создании и разруше-

нии центров окраски в кристаллах ИаСl. Тр. ИФА АН ЭССР.

№ 18, 1962, 93—101. (Соавтор Эланго М.).
7. О связи внутреннего фотоэффекта и рекомбинационной люми-

несценции в щелочногалоидных кристаллофосфорах. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 21, 1962, 139—172. (Соавтор Кяэмбре X.).

8. Внутренний фотоэффект с центров люминесценции в кристал-
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лофосфоре КВг —lп. Опт. и спектр. Сборник статей 1, 1963, 183—
185. (Соавтор Кяэмбре X.).

9. О «верхней» и «нижней» ионизациях центров люминесценции

в фосфоре КВг—Оа. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 136—140.
10. Оптические и электрические явления при делокализации при-

месных возбуждений в ионных кристаллах. Изв. АН СССР,
сер. физ., 30, 1966, 1545—1548.

11 Оптические и электрические явления при делокализации при-
месных возбуждений в КВг—lп. Тр. ИФА АН ЭССР. № 31,
272—275, 1966.

Трофимова (Эксина) Таисия Ивановна

Р. в Тартуском р-не 13 мая 1938. Окончила ТГУ в 1960. Канд,
физ.-мат. наук с 1966. Аспирантка ТГУ в 1960—1963. Мл. науч,
сотр. ИФА АН ЭССР в 1963—1965. С 1965 ст. преподаватель

каф. физики ТПИ.
1. Неизотермические релаксационные процессы в рентгенизован-

ных и возбужденных ультрафиолетовой радиацией монокристал-
лах КВг—Тl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 127—138. (Со-
автор Яэк И.).

2 Рекомбинационная люминесценция кислородо- и фторосодержа-
щих соединений, активированных ртутеподобными ионами. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 117—139.

3. Катодолюминесценция кристаллофосфоров, активированных
ртутеподобными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР, № 23, 1963,
189—200. (Соавтор Соовик Т.).

4. Кинетика катодолюминесценции щелочногалоидных кристаллов.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 167—182.

5. Функции возбуждения люминесценции щелочногалоидных кри-

сталлофосфоров медленными электронами с энергиями 50 —

500 эв. Тр. ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 98—101.

6. Люминесценция ионных кристаллов под действием электронов.
Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 50—53,

7. Электронные возбуждения ионных кристаллов и явления фото-,,
катодо- и радиолюминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 34,
1966, 89—114. (Соавторы Лущик Ч., Денкс В., Ильмас Э.,
Кинк Р., Лийдья Г., Соовик Т., Яэк И.).

8. Рекомбинационная люминесценция активированных ионных

кристаллов при возбуждении медленными электронами. Изв.

АН СССР, сер. физ., 4, 1966, 664 —667. (Соавтор Куусман И.).
9. Быстрые и длительные процессы в катодолюминесценции ион-

ных кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 34, 1966, 130—144.

(Соавтор Куусман И.).

Тувикене Леон Миронович

Р. в Валгаском р-не ЭССР 24 июля 1924. Окончил ТГУ в 1949.

Канд. физ.-мат. наук с 1964. Работает в ТГУ с 1950 вначале

ассистентом, потом ст. преподавателем и и. о. доцента

1. Многокомпонентные амплитудные фильтры в случае круглого

отверстия. Уч. зап. ТГУ, № 62, 1958, 192—196.
2. Вычисление контура отверстия с равномерным пропусканием
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по заданному распределению амплитуды в фокальной плоско-

сти. Уч. зап. ТГУ, № 62, 1958, 197—205.
3. Об эквивалентности диафрагм и амплитудных фильтров. Уч

зап. ТГУ, № 62, 1958, 205—216.

4. Действие амплитудных фильтров и диафрагм на дифракцион-
ную картину 11. (Проблемы во внефокальном пространстве).
Уч. зап. ТГУ, № 72, 1959, 85—96.

5. Об аподизирующих диафрагмах и диафрагмах, повышающих

разрешающую способность. Опт. и спектр., 10. 1961, 284—288.

Уйбо Леонид Якобович

Р. в Таллине 25 декабря 1917. Окончил Ленинградский электро-
технический институт им. Ленина в 1941. Канд. физ.-мат. наук
с 1961, звание доцента получил в 1966. Работал в 1947—1950
в Институте физики, математики и механики АН ЭССР, с 1950

работает в ТГУ вначале ассистентом, потом ст. преподавателем
и доцентом.

1. Центры захвата и кинетика послесвечения аммонийногалоид-
ных фосфоров. ДАН СССР, 105, 1955, 1212—1214. (Соавтор
Яэк И.).

2. О конденсаторном методе определения знака носителей фото-
тока в кристаллофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 4, 1956,
124—128. (Соавтор Нымм У.).

3. О конденсаторном методе определения знака носителей фото-
тока в кристаллофосфорах. Изв. АН СССР, сер. физ., 21, 1957.
648—649. (Соавтор Нымм У.).

4. О конденсаторном методе определения знака носителей фото-
тока в кристаллофосфорах. Труды I межвузовской конференции
по современной технике диэлектриков и полупроводников, Ле-

нинград, 1957, 256. (Соавтор Нымм У.).
5. Центры захвата в аммонийно-галоидных фосфорах, активиро-

ванных таллием. Тр. ИФА АН ЭССР, № 7, 1958, 227—253.
6. Центры захвата и неизотермические релаксационные процессы

в аммонийно-галоидных кристаллофосфорах. Материалы VII
совещания по люминесценции. (Кристаллофосфоры). Тарту,
1959, 164—170.

7. О холодной вспышке в фосфоре МН4 СI—ТI. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ И, 1960, 108—115.

8. Экситонные, электронные и дырочные процессы в аммонийно-

галоидных кристаллофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12.

1962, 275—277. (Соавтор Лущих Ч.).
9. Физические процессы в аммонийно-галоидных кристаллах. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 190—211. (Соавтор Лущик Ч.)
10. Люминесценция аммонийно-галоидных кристаллофосфоров. Изв.

АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 347—348. (Соавтор Паэ А.).
11. Рйй§lкааlаBеl(l брретагег]аlе

Iеlе 111. ТКЦ гоlаргlпl, Тагlи, 1963, 114 Iк.
12. Электролюминесцентный конденсатор как элемент электриче-

ской цепи. Тр. ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 78—87. (Соавтор
Васильченко В.).

13. РгакНИзеб 1666 гаасПоеlекlгоопlказ а] еlекlгоошказ 11. ТКИ
гоlарпп), Тагlи, 1964, 108 Iк.

14. Об эквивалентной схеме электролюминесцентного конденсатора
Опт. и спектр., 18, 1965, 341—343. (Соавтор Васильченко В.).
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15. Электролюминесценция возбуждаемых полем 7пB-фосфоров при
действии дополнительными электрическими импульсами. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 31, 1965, 255—267. (Соавтор Васильчен-

ко В.).
16. Электролюминесценция возбуждаемых полем 2пB-фосфоров при

изменяющимся полем при действии дополнительными электри-
ческими импульсами. Ж. прикл. спектр., 3, 1965, 275—277. (Со-

автор Васильченко В.).

Унт Вяйно Антонович

Р. в Рынгуском с/с Тартуского р-на ЭССР 9 ноября 1932.

Окончил ТГУ в 1957. Канд. физ.-мат. наук с 1962. Работал

мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1960—1966, ст. науч. сотр.
ИФА с 1966.

1. Неоднородные магнитные поля для фокусировки расходяще-
гося пучка заряженных частиц. Вестник ЛГУ, № 10, 1960,
28—33. (Соавтор Саулит С.).

2. Центрально-симметрические гравитационные поля и условия

непрерывности в общей теории относительности. Изв. Высш,

уч. зав. Физика, № 4, 1961, 3—B.
3. Сингулярность Шварцшильда. Тр. ИФА АН ЭССР, № 16, 1961,

27—48.

4. О преобразованиях координат и условиях непрерывности в

общей теории относительности. Тр. ИФА АН ЭССР, № 19, 1962,
54—70.

5. О классической теории электрона. Тр. ИФА АН ЭССР, № 19,
1962, 71—79.

6. О принципе эквивалентности. Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963,
47—49.

7. О влиянии расширяющейся вселенной на гравитационное поле

внутри полости. Тр. ИФА АН ЭССР, № 22, 1963, 32—35.
8. Об общем принципе относительности. Философские проблемы

теории тяготения Эйнштейна и релятивистской космологии.

Киев, 1965, 75—88.

Хаав Аксел Андресович

Р. в Кохтла-Ярве 8 февраля 1928. Окончил ТГУ в 1952. С 1952

ассистент ТГУ, потом аспирант и ст. преподаватель. Канд, физ.-
мат. наук с 1966.

1. копзрек! I. ЕРА го!арпп1, Таг1и, 1957, 95 1к. (Кааз-
аи1ог1с1 Л., Мапкт О., Рае А.).

2. Рентгеновское исследование распада некоторых твердых рас-

творов на основе хлористого натрия. Тр. ИФА АН ЭССР, № 7,
1958, 26—33.

3. Рййз1ка копзрек( 11. ЕРА го!арпп1, Таг1и, 1958, 110 1к. ОтЬег-
1оо1аГис1 ма1]ааппе, 1961, 90 1к. (Каазаикмчс! Лаек I., Мапкт О.,
Рае А.).

4. Электронографическое исследование влияния газов на структуру

сублимированных слоев щелочногалоидных солей. Изв. АН

СССР, сер. физ., 25, 1961, 356 —357.
5. Электронографическое исследование влияния газов на струк-
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туру сублимированных слоев щелочногалоидных солей. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 14, 1961, 111 — 121.

6. О полиморфизме галоидных солей цезия. Тр. ИФА АН ЭССР
№ 14, 1961, 122—124.

Р. в с. Красюковка Новочеркасского р-на Ростовской обл.
РСФСР 25 мая 1938. Окончил ТГУ в 1960. Канд. физ.-мат. наук
с 1966. Работал мл. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1960, аспирант
ИФА в 1960—1963, мл. науч. сотр. ИФА в 1963—1966. С 1966
ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР.

1. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах и

молекулах I. Метод моментов. Труды ИФА АН ЭССР, № 14,
1961, 31—47. (Соавторы Пурга А., Ребане К-, Сильд О.).

2. К теории электронно-колебательных переходов в кристаллах и

молекулах. Результаты расчетов различных моделей. Тр. ИФА
АН ЭССР, № 14, 1961, 48—75. (Соавторы Пурга А., Ребане К.,
Сильд О.).

3. Замечание к описанию вероятностей переходов методом момен-

тов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 13, 1960, 112—114. (Соавторы Ре-
бане К., Сильд О.).

10. О возможности квазилинейчатой структуры спектра комбина-

ционного рассеяния на колебаниях решетки. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 20, 1963, 157—160. (Соавтор Преэм Р.).

11. Теория квазилинейчатых спектров в кристаллах 1. Теория эф-

7. ]иЪепс1. ТРО го1арпп1, Таг1и, 1963, 75 1к.
8. О природе основных центров люминесценции в кристаллофос-

форе КС1—Т1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 30, 1964. 16 —26. (Соав-
торы Гиндина Р., Маароос А.).

9. Рентгенографическое и спектральное исследование фосфоров
КЛ—Т1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 79—92.

10. Рентгенографические исследования мест расположения центров
свечения в щелочногалоидных фосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 28, 1964, 54—60.

И. Руководство к практикуму по физике рентгеновских лучей. Ро-

тапринт ТГУ, Тарту, 1965, 97.
12. С1с1Гйй51ка й1е5аппе(е ТРО го1арпп1, ТаНи. 1965, 248 1к.

(КаазацЬпс! Ки<1и К., ЬегпЬга 3., МапИп О.).

Хижняков Владимир Васильевич

4. Эффект Мёссбауэра с учетом локальных колебаний. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 19, 1962, 143—145.
о. О детальной структуре электронно-колебательной полосы. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 278—280.
6. К теории эффекта Шпольского. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21,

1962, 276—277. (Соавтор Ребане К-)-
7. бег иг айг8с11е1п11сйке11еп уоп Е1ек1гопеп8СЙ\У1П2ипз-

гпИ бег МогпегйептеИюбе. Хиг Рйуз1к ипс! Скегте

с1ег Кп81а11рйо5р11оге II, ВегНп, 1962, 16—31.

(Соавторы Пурга А., Ребане К., Снльд О.).
8. Контур линии Мёссбауэра с учетом локальных колебаний. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 20, 1963, 67—91.
9. К теории квазилинейчатых электронно-колебательных спектров.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963, 153—156. (Соавтор Ребане К ).
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фекта 111польского. Опт. и спектр., 14, 1963, 362 —370. (Соав-
тор Ребане К.).

12. Теория квазилинейчатых спектров в кристаллах 11. Сравнение
эффекта Шпольского с эффектом Мёссбауэра. Опт. и спектр.,
14, 1963, 491 —494. (Соавтор Ребане К.).

13. О причинах различия полуширины полос поглощения и люми-

несценции. Опт. и спектр., 15. 1963, 569—572. (Соавторы Кри-
стофель Н., Ребане К., Сильд О.).

14. Поляризуемость, дисперсия и коэффициент отражения вблизи

линии Мессбауэра. ФТТ, 6, 1964, 640—641. (Соавтор Ребане К )
15. О детальной структуре чисто-электронной квазилинии. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 27, 1964, 17—22. (Соавторы Ребане К., Тех-

вер И.).
16. Квазилинейчатые электронно-колебательные спектры и их связь

с эффектом Мёссбауэра. Тр. ИФА АН ЭССР, № 27, 1964, 3—16.

(Соавторы Ребане К., Трифонов Е.).
17. Динамика решеток с примесями и квазилинейчатые электронно-

колебательные спектры кристаллов. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-
мат. и техн, наук, 13, № 2, 1964, 87—109. (Соавторы Ребане К.,
Кристофель Н„ Трифонов Е.).

18. Теория квазилинейчатых электронно-колебательных спектров и

эффекта Мёссбауэра с учетом энгармонизма колебаний. Изв.

АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 14, 1965, 94—105.
19. К теории оптического аналога линии Мёссбауэра 1. Влияние

зависимости электронного матричного элемента от координат
колебаний. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 76—82. (Соавторы
Авармаа Р., Ребане К-)-

20. К теории оптического аналога линии Мёссбауэра 11. Влияние

энгармонизма колебаний и изменения силовых постоянных на

форму линии. Тр. ИФА АН ЭССР, № 29, 1964, 83—89.

21. К теории оптического аналога линии Мёссбауэра 111. Совмест-
ное влияние энгармонизма колебаний и зависимости электрон-
ного матричного элемента от координат колебаний. Тр. ИФА

АН ЭССР, № 29, 1964, 90 —94. (Соавтор Федосеев В.).
22. Влияние энгармонизма колебаний на положение линии Мёсс-

бауэра. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964, 106—108.

23. К теории ширины инфракрасных полос поглощения 11-центров.
ФТТ, 7, 1965, 2444—2449. (Соавторы Завт Г., Кристофель Н.).

24. К теории ширины бесфононных линий. Спектроскопия кристал-

лов, «Наука», М., 1966, 21 —32. (Соавтор Ребане К.).
25. Комбинационное рассеяние и люминесценция во вторичном

свечении примесного центра. Изв. АН ЭССР, 15, 1966, 9—16.

(Соавтор Техвер И.).
26. Колебательная структура спектров примесных центров в двух-

фотонных процессах. Ргерппlз. Iпlегп. СопЕ оп Ештппезсепсе,.
Вибарез!, 1966, моl. 11, 122—129. (Соавторы Ребане К., Лоо-

рнтс В., Техвер И.).
27. Влияние энгармонизма колебаний на вероятность чисто-элект-

ронной линии и линии Мёссбауэра. Тр. ИФА АН ЭССР, № 32,
1966, 16—30.

28. К теории ширины бесфононной линии. Изв. АН ЭССР, сер.
физ.-мат. и техн, наук, 15, 1966, 9—16. (Соавтор Техвер И.).

Хумаль Лео Арнольдович
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Шульте Кальо Янович

5. Методические материалы по физике для учащихся на подгото-

вительных курсах. Комитет высшего и среднего образования
ЭССР, Таллин, 1964.

6. СгауПаЫоошуаИ. УебеИке ]а §аазlде шейаашка. МейаапШзес!

уопкитlзед. ТРI гоlаргтl, ТаШпп, 1966.
7. Еlекlгота§пеlШзед убпкштзеб ]’а Iатед. ТРI пЯарпп!, Таl-
- 1966.

8. РййBlка. ТРI гоlарппl, ТаШпп, 1966, 96 Iк.

■9. Сравнение метода излучения пластической деформации метал-

лов при использовании рентгеновских установок УРС-70 и

УРС-50И. Тр. ТПИ, сер. А, № 194, 1962, 53—70.

Ыйглане Харри Хейнрихович

Р. в дер. Раудлепа Раквереского р-на ЭССР 5 марта 1927.
Окончил ТГУ в 1950. Канд. физ.-мат. наук с 1954, звание ст.

науч. сотр. с 1957. Работал мл. науч. сотр. в ИФА в 1953—
1955, ст. науч. сотр. в 1955—1964, зам. директора по науч,
работе ИФА АН ЭССР с 1964.

1. Геометрическая теория вакуума. Тр. ИФА АН ЭССР, № 2,
1955, 62—94.

2. Интегрирование по четырехмерному псевдоевклидовому прост-
ранству. Тр. ИФА АН ЭССР, № 5, 1957, 85—92.

3. Релятивистски инвариантная трактовка самодействия свобод-
ного электрона в квантовой электродинамике. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 5, 1957, 93—99.

Р. в Таллине 17 декабря 1940. Окончил ТГУ в 1965. Работает

с 1965 в ТГУ ст. инженером.
1. тее1о(П казМатгпзез! аг1епаа18е гбИи таагагтнзеТ

АгзШеабизНкке 1616. ТРО 1о1те118ед, № 9, 1964. (Каазатйопб
Ер1ег М., К1п§18ерр Р.-Н.).

2. Об отношениях физиологии и математики. 2Чоделирование
функций нервной системы. Материалы симпозиумов «Возможно-

сти математического и моделированного подхода к изучению
механизмов работ физиологических систем» и «Моделирование
физиологических функций» X Всесоюзного съезда физиологов,
Ереван, 1965, 193—194.

Р. в Таллине 26 декабря 1925. Окончил ТПИ в 1951. Канд.
физ.-мат. наук с 1961. Звание доцента с 1963. Работал в 1951—
1953 ассистентом ТПИ, в 1953—1956 аспирант, в 1956—1963

ст. преподаватель и с 1963 доцент кафедры физики ТПИ.

1. Опыты по изготовлению электрических тензометров. Тр. ТПИ,
сер. А, № 156, 1959, 98—101.

2. Определение интенсивности рентгеновских линий микрофотомет-
ров МФ-4 с использованием записывающей установки. Тр. ТПИ.

сер. А, № 156, 1959, 98—101.
3. Некоторые сведения по рентгенографическому изучению эффекта

Баушингера. Тр. ТПИ, сер. А, № 172/173, 1960, 3 —36.

4. Мб51йЫкш(1 Гййз1ка11з1е зиигизк тбб1т18екз. КаИуизуакеПпе
тобШЫкик зйз1еет 81, ЕезИ КпкНк К1г]’аз1из, ТаШпп, 1963,
88 1к. Когс1из1тйкк, ТаШпп, 1965, 88 1к.
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4. Трактовка самодействия связанного электрона в квантовой

электродинамике. Тр. ИФА АН ЭССР, № 5, 1957, 100—118.
5. Волновое уравнение для свободного нуклона. ЖЭТФ, 33, 1957,

1511—1512.
6. Одна возможность для классификации барионов. ЖЭТФ, 33,

1957, 1537—1538.
7. К системе мезонов и барионов. ЖЭТФ, 34, 1337—1338.
8. Уравнение первого порядка для свободного нуклона. Тр. ИФА

АН ЭССР, №. 9, 1959, 43—56.
9. Волновые уравнения для мультиплетов свободных фермионов.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 9, 1959, 57—69.
10. Волновые уравнения для мультиплетов свободных бозонов. Тр.

ИФА АН ЭССР, № 9, 1959, 71—82.
11. Замечание к схеме барионов. ЖЭТФ, 37, 1959, 558—559.
12. О волновых уравнениях элементарных частиц. Проблемы со-

временной теории элементарных частиц. Ужгород, № 2, 1959,
109—116.

13. ЕкуlуаlепlBПBе рпШзнЫз! ]а Iоодизпайlизlе зеМагтзез! зеllе
аЫI. ТаррlзlеасlиBlе зекЫоош ез!тепе копуегеп!з, ТагШ 1959,
96—103.

15. Распад барионов при слабом взаимодействии. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 13, 1961, 87—110.

16. Замечание к гамильтоновой форме для частиц со спином О

и 1. Тр. ИФА АН ЭССР, № 13, 1961, 115—116.

17. Инвариантность Маршака и четырехфермионное взаимодейст-
вие. ЖЭТФ, 40, 1960, 782—783.

14. Ма1еепа аштепс1аша1:и8е81: ТКО ТснтеНзес! № 80,
1960, 89—96.

18. Об уравнении для дублета бозонов. ЖЭТФ, 40, 1960, 780—781.

(Соавтор Кутузова Г.).
19. О некоторых возможных обобщениях понятия представления

группы. Тр. ИФА АН ЭССР, № 16, 1961, 90—104.
20. Единое уравнение для бозонов и фермионов. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 16, 1961, 81—88. (Соавтор Кутузова Г.).
21. Зависящая от взаимодействия систематика элементарных ча-

стиц. Тр. ИФА АН ЭССР, № 19, 1962, 113—122. (Соавтор
Лыхмус Я.).

22. О трансформационных свойствах Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 19, 1962, 132—139. (Соавтор Айнсаар А.).

23. Релятивистски инвариантный ортонормированный базис матриц

Кеммера—Дэффина. Тр. ИФА АН ЭССР, № 20, 1963, 138—144.

24. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четырех-

фермионного взаимодействия. Тр. ИФА АН ЭССР, № 22, 1963,
54—60. (Соавторы Айнсаар А., Отс И.).

25. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четырех-
бозонного взаимодействия. Случай 5-рядного представления. Тр.
ИФА АН ЭССР, № 22, 1963, 61—65. (Соавтор Лооритс В.).

26. Группа преобразований Паули —Фирца и лагранжианы четырех-
бозонного взаимодействия. Случай 10-рядного представления.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964, 70—74. (Соавтор Лооритс В.).
27. УезИиз ге1аШузиз1еоопа81, ЕезН КнкИк К1г]а81из, ТаШпп, 1958,

328 1к. Та1епс1а4ис1 1гйкк, «ЕезИ Рааша!», ТаШпп, 1965.

28. М1кготааПта зй§а\ч188е, ЕезН РнкПк К1г]азШз, ТаШпп, 1963,
340 1к.
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Р. в г. Печоры Псковской обл. 31 октября 1937. Окончила ТГУ
в 1959. Была аспиранткой ТПИ в 1959—1962. Работает мл.

науч. сотр. ИФА АН ЭССР с 1962.

1 О декорировании микроструктуры ЩГК при распаде твердых

растворов. Кристаллография, 9, 1964. 712—717. (Соавтор Гин-

дина Р.).
2. Люминесценция и окрашиваемость нитевидных щелочногалоид-

ных кристаллов. Изв. АН СССР. сер. физ., 3, 1965, 401 —403.
(Соавторы Гиндина Р., Вале Г.).

3. Электронные процессы в нитевидных ионных кристаллах, Тр.
ИФА АН ЭССР, № 30, 1964, 3—15. (Соавторы Вале Г., Гин-

дина Р., Лущик Ч.).
4. О роли различных электронных возбуждений в радиационном

окрашивании ионных кристаллов. Опт. и спектр., 21, 1966,
686—692. (Соавторы Лущик Ч„ Вале Г., Ильмас Э., Роозе Н.,
Эланго М.).

Эланго Март Александрович

Р. в Тарту 8 января 1936. Окончил ТГУ в 1959. Канд, физ.-
мат. наук с 1964. Был аспирантом ИФА АН ЭССР в 1959—

1962, мл. науч. сотр. ИФА в 1962—1966, ст. науч. сотр. ИФА

с 1966.

1. Исследование термического разрушения Е-центров в монокри-

сталлах ИаСl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 191—192.
2. Исследование термического разрушения Р-центров в монокри-

сталлах ИаСl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 197—226.
3. Физические процессы при возбуждении щелочногалоидных

кристаллов ионизирующими излучениями I. Создание центров
окраски в монокристаллах КаСl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 17,
1961, 135—147.

4. К вопросу о роли ионных процессов при создании и» разру-
шении центров окраски в кристаллах ИаСl. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 18, 1962, 93—101.

5. Физические процессы при возбуждении щелочногалоидных кри-
сталлов ионизирующими излучениями 11. Ионно-электронные
явления при создании и разрушении центров окраски в моно-

кристаллах ЫаСl. Тр. ИФА АН ЭССР, № 21, 1962, 215—246.
6. Исследование процессов генерации радиационных дефектов в

ионных кристаллах. Радиационная физика. Ионные кристаллы,
Рига, 1964, 15—25. (Соавторы Лущик Ч., Лийдья Г., Яэк И.).

7. Исследование радиационного создания и отжига вакансий в

ионных кристаллах методом контрольного окрашивания. Ра-

диационная физика. Ионные кристаллы, Рига, 1964, 35—45.
8. Физические процессы при возбуждении щелочногалоидных кри-

29. Мбикоеибе ЕезН (еабиз, «Еезб Каата1», ТаШпп, 1965, 96 1'к.

(Каазаи1опб Е1зеп О., НеПепигт М.. Какк 3., Еер1кзоп н.
Огау Т., Л.). (Имеются русский и английский пере-

воды).
30. когееНИзе Гййзхка рбкнкигзиз I К1азз1каппе 1еоопа.

ТКО го{арг1п1, Таг1и, 1965, 176 1к.

Эланго Ариадна Александровна



145

сталлов ионизирующими излучениями 111. Температурная зави-

симость процессов создания Е-центров в монокристаллах ЫаСl
рентгеновскими лучами. Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 182 —

194.

9. О механизмах радиационного окрашивания ионных кристаллов.

Тр. ИФА АН ЭССР, № 26, 1964, 93 —111. (Соавтор Лущик Ч.)
10. Электронно-дырочный механизм создания центров окраски в

кристаллах. ФТТ, 6, 1964, 2256—2262. (Соавторы Лущик Ч.,
Лийдья Г.).

11. Автолокализация дырок и оптические явления в ионных кри-
сталлах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29, 1965, 36—39. (Соавторы
Золотарев Г., Лущик Ч., Соовик Т., Яэк И.).

12. Физика люминесцирующих кристаллов. О роли дырочных про-
цессов при создании Е-центров в ионных кристаллах на на-

чальной стадии радиационного окрашивания. ФТТ, 7, 1965,
3683—3685. (Соавтор Вилу Р.).

Яансон Нелли Августовна

Р. в Псковской обл. 23 июня 1937. Окончила ТГУ в 1959. Ра-

ботала химиком-лаборантом на Тартуском рыбокомбинате в

1960—1962, ст. инженером ИФА АН ЭССР с 1962.

1. Поверхностноактивированные сцинтилляторы. Тр. ИФА АН

ЭССР, № 31, 1966, 160—181. (Соавторы Лущик Ч„ Лущик Н,
Соовик Т., Пиногорова Л.).

Яэк Ивар Вальтерович

Р. в г. Выру ЭССР 11 октября 1930. Окончил ТГУ в 1955

Канд. физ.-мат. наук с 1961. Работал ассистентом ТГУ в 1955—
1957. Был аспирантом ИФА АН ЭССР в 1957—1960. Работал

мл. науч. сотр. ИФА в 1960—1962. Ст. науч. сотр. ИФА АН
ЭССР с 1962. С 1967 зав. сектором радиационной физики кри

сталлов.

1. Центры захвата и кинематика послесвечения аммонийно-гало-

идных фосфоров. ДАН СССР, 105, 1955, 1212—1214. (Соавтор
Уйбо Л.).

2. Исследование центров захвата и релаксационных процессов в

щелочногалоидных кристаллофосфорах. Материалы V Совеща-
ния по люминесценции, Тарту, 1957, 75—92. (Соавторы Лу-
щик Ч„ Зантов Ф., Карк В., Тейсс Л.).

3. Рекомбинационная люминесценция щелочногалоидных фосфо-
ров, активированных ртутеподобными ионами. Материалы VII

Совещания по люминесценции, Тарту, 1957, 117—129. (Соав-
торы Лущик Ч„ Кяэмбре X.).

4. Спектры возбуждения рекомбинационной люминесценции щелоч-

ногалоидных кристаллофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10.
1959, 166—196.

5. Возбуждение рекомбинационной люминесценции в фундамен-
тальных полосах некоторых галоидов. Опт. и спектр., 8, 1960.
142—144. (Соавтор Лийдья Г.).

6. О сенсибилизованной фосфоресценции галоидных кристаллофос-
форов. Опт. и спектр., 8, 1960, 144—146. (Соавторы Лущик Ч„
Кире Я).
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7. Ступенчатая зависимость квантового выхода рекомбинационной
люминесценции щелочногалоидных кристаллофосфоров от часто-

ты возбуждающего света. Опт. и спектр., 8, 1960, 577—579.
8 Исследование эффективности термолюминесценции при терми-

ческом обесцвечивании щелочногалоидных кристаллов. Тр. ИФА
АН ЭССР. № 12, 1960, 226—241

9. Комплексное исследование неизотермических релаксационных
процессов в щелочногалоидных кристаллах. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 12, 1960, 175—196. (Соавторы Лущик Ч., Витол И.).

10. Сенсибилизационная фосфоресценция КтаСl—ТГ, Мп. Тр. ИФА АН
ЭССР, № 12, 1960, 278—284.

11. Создание Е-центров в кристалле КЗ —Т1 ультрафиолетовой ра-
диацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 212—234. (Соавтор
Лийдья Г.).

12. О механизме рекомбинационной люминесценции активированных

щелочногалоидных кристаллов. Опт. и спектр., 9, 1960, 70—77.

(Соавторы Лущик Ч„ Лийдья Г., Тийслер Э.).
13. Механизм процессов аккумуляции энергии кристаллофосфорами.

Изв. АН СССР, сер. физ., 25, 1961, 23—27. (Соавторы Лущик Ч.,
Лийдья Г.).

14. Тйе Месйагпзт о( ЕогтаНоп о! Со!ог Сегйегз т Iогпс Сгузlаlь
Ьу IЛlгауlоlеl ТггасПаНоп. Ргос. Iпlегп. СопГ. оп Зеппсопс!.
Рйуз., Рга&ие, 1960, 717—724. (Соавторы Лийдья Г., Лущик Ч.).

15. Исследование эффективности рекомбинации щелочногалоидных

кристаллофосфоров. Изв. АН СССР, сер. физ., 3, 1961, 379 —

381.

16. Создание Е-центров в щелочногалоидных кристаллах ультра-

фиолетовой радиацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 212—
236. (Соавтор Лийдья Г.).

17. Тепловое и оптическое внешнее тушение фотолюминесценции
КЛ—ТI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 236—247. (Соавтор
Лийдья Г.).

18. Неизотермические релаксационные процессы в рентгенизован-

ных и возбужденных ультрафиолетовой радиацией монокристал-

лических КВг. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 127—138. (Со-
автор Эксина Т.).

19. О механизме люминесценции щелочногалоидных кристаллов при

возбуждении ультрафиолетовой радиацией и жесткими излуче-
ниями. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 103—127. (Соавторы
Лущик Ч., Лийдья Г, Соовик Т.).

20. Физические процессы в щелочногалоидных кристаллофосфорах,
активированных ртутеподобными ионами. ФТТ, 3, 1961, 1176—
1184. (Соавторы Лущик Ч., Лийдья Г„ Шварц К.).

2). Электронно-колебательные процессы в центрах люминесценции

ионных кристаллов. Изв. АН СССР, сер. физ., 26, 1962, 488-

496. (Соавторы Лущик Ч., Лущик Н.).
22. О спектрах рекомбинационной люминесценции кристаллов КВг,

активированных ртутеподобными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР,
№ 21, 1962, 96—117. (Соавтор Окк М.).

23. Спектры рекомбинационной люминесценции кристаллов КВг, ак-

тивированных ртутеподобными ионами. Тр. ИФА АН ЭССР.
№ 23, 1963, 155—169. (Соавтор Окк М.).

24. О возбуждении примесных центров в щелочногалоидных кри-



сталлах при рекомбинациях электронов и дырок Тр. ИФА АН

ЭССР, № 23, 1963, 170—174.

25. Цинксульфидный фосфор с глубокими уровнями захвата. Тр
ИФА АН ЭССР, № 28, 1964, 121—128. (Соавторы Мерилоо И.

Савихин Ф.).
26. КесотЫпаНоп Ьиттезсепсе о! АсН\аlеб Iотс Сгуslаlз. Асlа

Рйуз. Роl., 26, 1964, 703—709.

27. Автолокализация дырок и оптические явления в ионных кри
сталлах. Изв. АН СССР, сер. физ., 29. 1965, 36—39. (Соавторы
Золотарев Г., Лущик Ч., Соовик Т., Эланго М., Окк М.).

28. О фотостимулированной рекомбинационной люминесценции ак

тивированных щелочногалоидных кристаллов. Изв. АН СССР
сер. физ., 29, 1965, 46—49. (Соавтор Окк М.).

29. Термолюминесценция цинксульфидных фосфоров в области тем

пературного тушения. Тр. ИФА АН ЭССР, № 31, 1966, 217—
228. (Соавтор Савихин Ф.).

30. О фотостимулированной люминесценции и электронной эмиссии

КСI—ТI. Изв. АН СССР, сер. физ., 30, 1966, 1451—1453. (Соав
торы Кяэмбре X., Окк М.).



148

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 3

2. X. X. Ыйглане. О развитии физики в Советской Эстонии 5

3. X. X. Ыйглане. Фундаментальные проблемы физики в Ин-

ституте физики и астрономии АН ЭССР 10

4. К. К. Ребане. Теория твердого тела 15

5. Ч. Б. Лущик. Исследования по физике ионных кристал-

лов в Институте физики и астрономии АН ЭССР
...

26

6. Я. Я. Кире. Исследование фотоэлектрических и оптиче-

ских свойств кристаллов полупроводниковых соединений 42

7. И. Г. Кард. Научно-исследовательская и учебно-методиче-

ская работа на кафедре теоретической физики Тартуского
государственного университета 49

8. К.-С. Ребане. Научно-исследовательская и учебно-методи
ческая работа на кафедрах общей физики и экспери

ментальной физики Тартуского государственного универ

ситета 55

9. Г. А. Мете. Физика в Таллинском политехническом инсти

туте 61

10. БИБЛИОГРАФИЯ 65

О РАЗВИТИИ ФИЗИКИ В СОВЕТСКОЙ ЭСТОНИИ ЗА ГОДЫ 1945-1966.
На русском языке. Редакционно-издательский совет Академии наук Эстон-
ской ССР. Таллин, ул. Сакала, 3. Редактор РИСО А. Скворцова. Тех-
нический редактор К. Курми с те. Корректор В. Семенова. Сдано в

набор 13/У1 1968. Подписано к печати 22/Х 1968. Бумага 54 X 84/16. Печатных

листов 9,25. Условно-издательских листов 7,69. Учетно-издательских листов 9,39.
Тираж 600. МВ.06090. Заказ 3701. Типография им. Ханса Хейдеманна, Тарту,

ул. Юликооли 17/19. 11. Цена 95 коп.




	ЭСТОН и и ЗА ГОЛЫ 1945-1966
	Statement section
	Chapter
	Untitled

	Chapter
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Альтма Альберт Вильгельмович
	Untitled
	Untitled
	18. Новые рекуррентные формулы в теории многослойных оптических покрытий. Опт. и спектр., 9, 1960, 95—100. 19. Теория просветления металлических покрытий. Опт. и спектр., 9, 1960, 248—252.
	34. О синтезе ахроматических диэлектрических интерференционных светоделителей. Изв. АН ЭССР, сер. Физ.-мат. и техн, наук, 12, 1963, 3—12. 35. Ахроматизм просветления или антипросветления поглощающих пленок. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 12, 1963, 115—122.
	Карк Виктор Янович Р. в Таллине 20 сентября 1921. В 1950 окончил ТПИ. С 1950 ст. преподаватель ТГУ. 1. Комплексное исследование центров захвата в щелочногалоидных кристаллофосфорах с двухвалентными примесями. Тр. ИФ А АН ЭССР, № 6, 1957, 82—125. (Соавтор Заитов Ф.). 2. Исследование центров захвата и релаксационных процессов в щелочногалоидных кристаллофосфорах. Материалы V Совещания по люминесценции. Тарту, 1957, 75—92. (Соавторы Лущик Ч., Заитов Ф., Тейсс Л., Яэк И.). 3. О сенсибилизированной фосфоренции галоидных кристаллофосфоров. Опт. и спектр., 8, 1960. 144—146. (Соавторы Лущик Ч.. Яэк И.). 4. oТ<lГййBlка ргакНкигт Iо6]иИепсИсl 3. Еlекlег. ТРО го!арппl. Тагlи, 1962. 102 Iк. (КаазагОопб КПкзоп Е., Кисlи К., Когпе! V. РгйПег Р., Татт Е., Татте! Н.). 5. ЕййBlка Йаг]и!иBйlезапбеl(l агзШеабизкоппа гауlзlота!оlоо2lаозакопбаде йllбрПазlеlе, ТРО гоlарпп!, Тагlи, 1962, 12 Iк. Уепекееlпе уаl]ааппе 1962, 15 Iк. 6. ОкlГййBlка ргакНкшш 466]иЬепсИс1 4. ОрНка, ТРО гоlарпп!, Тагlи, 1963, 31 Iк. (Каазац!опсl Когпе! V., Ьап» 3., Маггап Н , Рае А.). 7. Получение электроаэрозолей ультразвуковым распылением. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям. Тарту. 1963, 96— 102. (Соавторы Пауксон Э., Рейнет Я.).
	Untitled
	Untitled
	6. Взаимодействие арсенида индия с некоторыми солями. Изв АН СССР, сер. неорган. мат., 2, 1966. (Соавторы Лужная Н., Медведева 3.). Краав Вийви Иоханнесовна
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Кутузова Галина Борисовна
	Кяэмбре Хенн Фридрихович Р. в Таллине 19 марта 1935. В 1957 окончил ТГУ. Канд, физ.- мат. наук с 1964, в 1958—1961 аспирант ИФЛ АН ЭССР, мл. науч. сотр. ИФА в 1961 —1965, ст. науч. сотр. ИФА в 1965— 1966, ученый секретарь ИФА с 1966. 1 Рекомбинационная люминесценция щелочногалоидных фосфоров, активированных ртутеподобными ионами. Материалы VII Совещ. по люминесценции, Тарту, 1959, 117—129. (Соавторы Лущик Ч., Яэк И.). 2. Замечания об исследовании электроннодырочных релаксационных процессов в кристаллофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 150—180. (Соавтор Лущик Ч.). 3. О фото- и термостимулированной электронной эмиссии со щелочногалоидных кристаллофосфоров, возбужденных ультрафиолетовой радиацией. Изв. АН СССР, сер. физ., 25. 1961, 381— 383. (Соавтор Лущик Ч.). 4 О фотостимулированной электронной эмиссии со щелочногалоидных кристаллов, возбужденных ультрафиолетовой радиацией. Тп. ИФА АН ЭССР. № 14, 1961, 247—260
	Untitled
	Лембра (Тейсс) Лидия Александровна
	Лиас Рут Иоханнесовна
	Untitled
	Лийдема Елена Карловна
	Лийдья Георг Георгиевич Р. в Таллине 4 августа 1933. В 1957 окончил ТГУ. Канд, физ.- мат. наук с 1963. Ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1963— 1966, зав. сектором с 1967. 1. О возбуждении люминесценции в фундаментальных полосах поглощения щелочногалоидных кристаллофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10, 1959, 196—209. 2. Возбуждение рекомбинационной люминесценции в фундаментальных полосах поглощения некоторых галоидов. Опт. и спектр., 8, 1960, 142—144. (Соавтор Яэк И.). 3. Взаимодействие экситонов с дефектами щелочногалоидных кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 187—189. 4. Взаимодействие экситонов с дефектами щелочногалоидных кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 149—175. 5. Создание Р-центров в кристалле КЗ—Т1- ультрафиолетовой радиацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 281—284. (Соавтор Яэк И.). 6. Создание Р-центров в кристалле КЗ—Т1 ультрафиолетовой радиацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1960, 212—236. (Соавтор Яэк И.). 7. Тепловое и оптическое внешнее тушение фотолюминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1960, 236—247. (Соавтор Яэк И.). 8. О механизме взаимодействия экситонов с ионами Тl+ в фосфоре КЗ—ТI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 272—276. 9. Возбуждение люминесценции КЗ—1п в длинноволновой части фундаментального поглощения. Тр. ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 93—105. 10. Окрашивание смешанных щелочногалоидных кристаллов ультрафиолетовой радиацией и лучами Рентгена. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 215—219. (Соавтор Кинк Р.).
	«Поорите Велло Аугустович Р. в Таллине 9 ноября 1941. В 1964 окончил ТГУ. С 1965 аспирант ТГУ. 1. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четырехбозонного взаимодействия (случай 5-рядного представления) Тр. ИФА АН ЭССР, 22, 1963, 61. (Соавтор Ыйглане X.). 2. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четырехбозонного взаимодействия (10-рядное представление). Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964, 70. (Соавтор Ыйглане X.). 3. Колебательная структура спектров примесных центров в двухфотонных процессах. Ргерпп!з. Iпlегп. СопГ. оп Ьипнпезсепсе, Вибарез!, 5, 1966, 122—129. (Соавторы Ребане К., Техвер И., Хижняков В.).
	7 О развитии физики
	Untitled
	Марран Хуго Эдуардович Р. в Тарту в марте 1902. В 1932 окончил Тартуский университет. Работал в Тартуском университете ассистентом с 1944 по 1964.
	такшааНка )а Iета гакепбизакб», ТРО — ЬИB, ТаНи, 1963, B—ll. Мейтре Йоханнес Хиндрекович
	Мерилоо (ДАууга) Иви Арнольдовна
	Untitled
	Untitled
	Миленина Руфина Васильевна
	Untitled
	Мозберг Рудольф Карлович
	Untitled
	Untitled
	Ору Хейно Юрьевич Р. в Тарту в 1908. Окончил Тартуский университет в 1932. Канд. физ.-мат. наук с 1961. Работал в 1932—1941 геодезистом военного штаба, в 1942—1944 в Институте физики металлов АН СССР, в 1944—1964 на кафедре физики ТПИ. С 1964 на кафедре математики ТПИ. 1. О зависимости остаточной намагниченности от фазы размыкания переменного тока. Тр. ТПИ, сер. А, № 95, 1957, I—l3.1—13. 2. О некоторых факторах, имеющих значение при намагничивании тела переменным током. Тр. ТПИ. сер. А, № 141, 1958, 1 — 14.
	Untitled
	Untitled
	Пийр Ивар Рихардович Р. в Тарту 20 октября 1929. Окончил ТГУ в 1952. Канд, физ.- мат. наук с 1955. Работал в ТГУ ст. преподавателем, с 1961 и. о. доцента. 1. О проблеме взаимодействия квантованных электромагнитного и гравитационного полей. Тр. ИФА АН ЭССР, № 5, 1957, 41—52. 2. О статических решениях проблемы многих частиц в общей теории относительности. I. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964, 36—46. 3. О статических решениях проблемы многих частиц в обшей теории относительности. 11. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964. 75—84.
	Пиквер Рейн Иоханнесович
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Реэбен Велло Аугустович
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Соовик Хилья Агуовна
	Untitled
	Untitled
	Техвер Имби Юлиусовна
	Untitled
	Untitled
	Хижняков Владимир Васильевич
	Untitled
	сти математического и моделированного подхода к изучению механизмов работ физиологических систем» и «Моделирование физиологических функций» X Всесоюзного съезда физиологов, Ереван, 1965, 193—194.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Эланго Ариадна Александровна

	List
	Cover page
	Untitled


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Альтма Альберт Вильгельмович
	Untitled
	Untitled
	18. Новые рекуррентные формулы в теории многослойных оптических покрытий. Опт. и спектр., 9, 1960, 95—100. 19. Теория просветления металлических покрытий. Опт. и спектр., 9, 1960, 248—252.
	34. О синтезе ахроматических диэлектрических интерференционных светоделителей. Изв. АН ЭССР, сер. Физ.-мат. и техн, наук, 12, 1963, 3—12. 35. Ахроматизм просветления или антипросветления поглощающих пленок. Изв. АН ЭССР, сер. физ.-мат. и техн, наук, 12, 1963, 115—122.
	Карк Виктор Янович Р. в Таллине 20 сентября 1921. В 1950 окончил ТПИ. С 1950 ст. преподаватель ТГУ. 1. Комплексное исследование центров захвата в щелочногалоидных кристаллофосфорах с двухвалентными примесями. Тр. ИФ А АН ЭССР, № 6, 1957, 82—125. (Соавтор Заитов Ф.). 2. Исследование центров захвата и релаксационных процессов в щелочногалоидных кристаллофосфорах. Материалы V Совещания по люминесценции. Тарту, 1957, 75—92. (Соавторы Лущик Ч., Заитов Ф., Тейсс Л., Яэк И.). 3. О сенсибилизированной фосфоренции галоидных кристаллофосфоров. Опт. и спектр., 8, 1960. 144—146. (Соавторы Лущик Ч.. Яэк И.). 4. oТ<lГййBlка ргакНкигт Iо6]иИепсИсl 3. Еlекlег. ТРО го!арппl. Тагlи, 1962. 102 Iк. (КаазагОопб КПкзоп Е., Кисlи К., Когпе! V. РгйПег Р., Татт Е., Татте! Н.). 5. ЕййBlка Йаг]и!иBйlезапбеl(l агзШеабизкоппа гауlзlота!оlоо2lаозакопбаде йllбрПазlеlе, ТРО гоlарпп!, Тагlи, 1962, 12 Iк. Уепекееlпе уаl]ааппе 1962, 15 Iк. 6. ОкlГййBlка ргакНкшш 466]иЬепсИс1 4. ОрНка, ТРО гоlарпп!, Тагlи, 1963, 31 Iк. (Каазац!опсl Когпе! V., Ьап» 3., Маггап Н , Рае А.). 7. Получение электроаэрозолей ультразвуковым распылением. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям. Тарту. 1963, 96— 102. (Соавторы Пауксон Э., Рейнет Я.).
	Untitled
	Untitled
	6. Взаимодействие арсенида индия с некоторыми солями. Изв АН СССР, сер. неорган. мат., 2, 1966. (Соавторы Лужная Н., Медведева 3.). Краав Вийви Иоханнесовна
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Кутузова Галина Борисовна
	Кяэмбре Хенн Фридрихович Р. в Таллине 19 марта 1935. В 1957 окончил ТГУ. Канд, физ.- мат. наук с 1964, в 1958—1961 аспирант ИФЛ АН ЭССР, мл. науч. сотр. ИФА в 1961 —1965, ст. науч. сотр. ИФА в 1965— 1966, ученый секретарь ИФА с 1966. 1 Рекомбинационная люминесценция щелочногалоидных фосфоров, активированных ртутеподобными ионами. Материалы VII Совещ. по люминесценции, Тарту, 1959, 117—129. (Соавторы Лущик Ч., Яэк И.). 2. Замечания об исследовании электроннодырочных релаксационных процессов в кристаллофосфорах. Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 150—180. (Соавтор Лущик Ч.). 3. О фото- и термостимулированной электронной эмиссии со щелочногалоидных кристаллофосфоров, возбужденных ультрафиолетовой радиацией. Изв. АН СССР, сер. физ., 25. 1961, 381— 383. (Соавтор Лущик Ч.). 4 О фотостимулированной электронной эмиссии со щелочногалоидных кристаллов, возбужденных ультрафиолетовой радиацией. Тп. ИФА АН ЭССР. № 14, 1961, 247—260
	Untitled
	Лембра (Тейсс) Лидия Александровна
	Лиас Рут Иоханнесовна
	Untitled
	Лийдема Елена Карловна
	Лийдья Георг Георгиевич Р. в Таллине 4 августа 1933. В 1957 окончил ТГУ. Канд, физ.- мат. наук с 1963. Ст. науч. сотр. ИФА АН ЭССР в 1963— 1966, зав. сектором с 1967. 1. О возбуждении люминесценции в фундаментальных полосах поглощения щелочногалоидных кристаллофосфоров. Тр. ИФА АН ЭССР, № 10, 1959, 196—209. 2. Возбуждение рекомбинационной люминесценции в фундаментальных полосах поглощения некоторых галоидов. Опт. и спектр., 8, 1960, 142—144. (Соавтор Яэк И.). 3. Взаимодействие экситонов с дефектами щелочногалоидных кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 11, 1960, 187—189. 4. Взаимодействие экситонов с дефектами щелочногалоидных кристаллов. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 149—175. 5. Создание Р-центров в кристалле КЗ—Т1- ультрафиолетовой радиацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 12, 1960, 281—284. (Соавтор Яэк И.). 6. Создание Р-центров в кристалле КЗ—Т1 ультрафиолетовой радиацией. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1960, 212—236. (Соавтор Яэк И.). 7. Тепловое и оптическое внешнее тушение фотолюминесценции. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1960, 236—247. (Соавтор Яэк И.). 8. О механизме взаимодействия экситонов с ионами Тl+ в фосфоре КЗ—ТI. Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 1961, 272—276. 9. Возбуждение люминесценции КЗ—1п в длинноволновой части фундаментального поглощения. Тр. ИФА АН ЭССР, № 17, 1961, 93—105. 10. Окрашивание смешанных щелочногалоидных кристаллов ультрафиолетовой радиацией и лучами Рентгена. Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 1961, 215—219. (Соавтор Кинк Р.).
	«Поорите Велло Аугустович Р. в Таллине 9 ноября 1941. В 1964 окончил ТГУ. С 1965 аспирант ТГУ. 1. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четырехбозонного взаимодействия (случай 5-рядного представления) Тр. ИФА АН ЭССР, 22, 1963, 61. (Соавтор Ыйглане X.). 2. Группа преобразований Паули—Фирца и лагранжианы четырехбозонного взаимодействия (10-рядное представление). Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964, 70. (Соавтор Ыйглане X.). 3. Колебательная структура спектров примесных центров в двухфотонных процессах. Ргерпп!з. Iпlегп. СопГ. оп Ьипнпезсепсе, Вибарез!, 5, 1966, 122—129. (Соавторы Ребане К., Техвер И., Хижняков В.).
	7 О развитии физики
	Untitled
	Марран Хуго Эдуардович Р. в Тарту в марте 1902. В 1932 окончил Тартуский университет. Работал в Тартуском университете ассистентом с 1944 по 1964.
	такшааНка )а Iета гакепбизакб», ТРО — ЬИB, ТаНи, 1963, B—ll. Мейтре Йоханнес Хиндрекович
	Мерилоо (ДАууга) Иви Арнольдовна
	Untitled
	Untitled
	Миленина Руфина Васильевна
	Untitled
	Мозберг Рудольф Карлович
	Untitled
	Untitled
	Ору Хейно Юрьевич Р. в Тарту в 1908. Окончил Тартуский университет в 1932. Канд. физ.-мат. наук с 1961. Работал в 1932—1941 геодезистом военного штаба, в 1942—1944 в Институте физики металлов АН СССР, в 1944—1964 на кафедре физики ТПИ. С 1964 на кафедре математики ТПИ. 1. О зависимости остаточной намагниченности от фазы размыкания переменного тока. Тр. ТПИ, сер. А, № 95, 1957, I—l3.1—13. 2. О некоторых факторах, имеющих значение при намагничивании тела переменным током. Тр. ТПИ. сер. А, № 141, 1958, 1 — 14.
	Untitled
	Untitled
	Пийр Ивар Рихардович Р. в Тарту 20 октября 1929. Окончил ТГУ в 1952. Канд, физ.- мат. наук с 1955. Работал в ТГУ ст. преподавателем, с 1961 и. о. доцента. 1. О проблеме взаимодействия квантованных электромагнитного и гравитационного полей. Тр. ИФА АН ЭССР, № 5, 1957, 41—52. 2. О статических решениях проблемы многих частиц в общей теории относительности. I. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964, 36—46. 3. О статических решениях проблемы многих частиц в обшей теории относительности. 11. Тр. ИФА АН ЭССР, № 25, 1964. 75—84.
	Пиквер Рейн Иоханнесович
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Реэбен Велло Аугустович
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Соовик Хилья Агуовна
	Untitled
	Untitled
	Техвер Имби Юлиусовна
	Untitled
	Untitled
	Хижняков Владимир Васильевич
	Untitled
	сти математического и моделированного подхода к изучению механизмов работ физиологических систем» и «Моделирование физиологических функций» X Всесоюзного съезда физиологов, Ереван, 1965, 193—194.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Эланго Ариадна Александровна


